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SIEMENS

PED:SEP

Transmitter for pressure
Made in France

DE - 76181 Karlsruhe

45V (non1S) 4 ...

Connec. Diaphr.

1.4404
Measuring span min. / max.

MAWP/max. test press.

@
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1.4404
SITRANS P DS Ill E&to] of

o MH HE 2 7|& dlolH
SITRANS P DS Il
7MF4033-1DA00-1BB1-Z
Fab.-Nr. NTLN11-00471100

Type of protection IP66

B11
Vh: DC 10.5 ...

Mat.:
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PED:SEP
Transmitter for pressure
7MF4033-1DA00-1BB1-Z
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Fab.-Nr. N1LN11-00471100

® 0O

Vh: DC 10.5...45V (non 1S) 4 ... 20 mA HART
Mat.: Connec. Diaphr. Filling
1.4404 1.4404
Measuring span min. / max.
MAWP/max. test press.

:0.16 bar / 16 bar
. 21bar/32bar

Type of protection IP66

Silicone oil

Made in France
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from certified intrinsically safe power source
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Note test certificate !

. -40°C < Ta < +60°C(T6) / +85°C(T4)
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& Lch.
o 3 22 S Mol Q= Hxlo IHAZIE WASHE 22 Siemensoil A £0Q18H 1=24at AlA|HoF & L|CH
P
T
By AT A2
OHRE Z2MA AR HRE JHAZIS ASSIH Y F /== ootz 40| ZalE £ UaLct
o IZZMA AAR FZof et Xest IHAZI0|LE Siemens7t HESHE JHAZIDE 0|25 A A2
1. StRED IHAZIE RS SHAAIL
2. 523D} IfAZlof 7Y L &4 BQ7} QieEX| HASAAL
Zest A2 ATl 2EXE HIZAAIR
el
4. WAzl nASHAAIL

6.2.3 TE Al A
olmt 3 ClHtO|A LS| AT ARl gh2 HASLIC
QF 9 A CHS AtoloflAf T&d:
o LHE Rp7LEHIAENM ofled7t LA ASLICHO: MM EHY, StEQ o] DAY o T E.
C|AZgo|:
- ClAZd0"2F"3tH U 27 HAET| Qe E[H
- ORI &3 FF MY 1Y MF 36 E=228mA
& mhetolEistol wE
- HART: HART R L|AIO|E| T SIMATIC PDMO| EA|5L7| QIEt MR 27 27

o AZtet StEQ o] o, Z2 MM =S 5EHK| .
C|AZgol:

20| U B2, BT AT MBS E =5 B Mol met AL TR FRIE wAE & A&LICH
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6.3 =S

A=z

o|&ist 7(|odo

=
| 'i
o 5mmE EMst= BTS2 KMHaHok E*I—IEF.

FolME

ClHtola LR E &7| BT
ClHtola7t &4 E &+ &Lt

o A Y RXIES AlCIHIOA LWRE &717F HFSX| =S FUCH

6.3.1 olg=2x| HMA

o ZEE HIHI E= %Xﬂs AE

o oo
olE 501 0IE HoZ BEatAS| EME Hasts Z9 BH WHO| ZHE0] 918 K|ojolM Z4 2I#o| &Lt
o 218 xolME TE Yol walstx| ST S #ich

6.3.2 2|ZE A 53 AAHE HH|

7 WY HY AAROE YK o2 M7t T gaLich

D477} 2 94%|H{Lt Bxj0|7LE ZEo| #AE B2, M2 Cojojae Masior & 4 et Cojojz oA SH2g
N7{g m gl st SMBH ALSSHAAIR. RAYN MAAIE AR SX| DHUAIR. B7t22 T2 BA2lof CholofZ o]
EHEIX R = SHAAR

folME

B4 cojojz 3 HA

ClHto|AT} 48 = U&LICH Clolo{Z= 20| &4 E & JU&LICH

o COlO{ZRZ HAE W I EHLE BH e EXME ALESHX| O AL,

6.4 dhg &R

3= 258, BEtEM A S.>_°.=1 K7 1B A E FHE HI'd WMol do{ 27 & I Q2o EHEFS| 2AELICH 28 MH AT M
910 gtetEl ClHto|A/R A B E2 =7+ M2 oo HAsHoF gfLch. 7P HE R X|EE HESAAR
EFH=E
2 A7 21 (http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination)
E M Bt (http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote)
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6.5 | 7|

0| 7|27t B&E ClHO|AE 7R M E H 7| XIE(WEEE)2| X|& 2002/96/ECE
E45tod Aol HIZ7|Z Ml MulAo] wtet H7 g = eiaLict

0|43t C|HIO|A = EC LYo 22 A = °4K|°| SH7HE H7IE M2l ME|IA HHZ
dhete ‘EA'QI—IEL Y I7tol REd §Y AHE EFsHMAR.

ZIS

=4 22l e

Clatolaols S4 &alh Be# 74247t Z#Elof st

. #XI HYIE *2| UHE Sof CloolAE HEstD FEAEOR HIFLC

7 7|1& AFS

A
7.1 Zl& Clole 72
ML
CH2 7I& ClolE] 7HolME 2R OlolE| 2 EM HEE =21 &7 0|8 £ &Lict
Eo| L Folle Ml 7Ix| £ 392l HART, PROFIBUS 2! FOUNDATION™ Fieldbus2| CllO|E{7} Z & E|o] /& LICt. Of
clolEle 2 A<okct Ek% U&LICH 2222 7|& CIOIE AFE Al AFEStE 84l REE MEAMAR

=t
SITRANS P DS Il 2121 (% 34)
SITRANS P410 2121 (% 40)

o E(FH41)

o NS XU (H42

o X (F 44)

o C|AZEp 0, 7IEE 2 EX 73 (3 48)

o QIZA L &0 (% 49)

7.2 SITRANS P DS Il &3

AlO|x| 9= el

EY He HO|x| &=

AHRAE ZH HS) EEE Ed Hel, zcf 2a®Y Z|cH &8 42 MAWP  Z|CH EIAE 2

T e S TS )

(zkitHégEI%—;— I(IEI-:I\H(??)E;? _'t'l—_d':' 8.3 ... 250 mbar 4 bar 6 bar

25/%2| 2% 60°C 0.83 ... 25 kPa 400 kPa 0.6 MPa

) 0.12 ... 3.6 psi 58 psi 87 psi
0.01 ... 1 bar 4 bar 6 bar
1...100 kPa 400 kPa 0.6 MPa
0.15 ... 14.5 psi 58 psi 87 psi
0.04 ... 4 bar 7 bar 10 bar
4 ... 400 kPa 0.7 MPa 1 MPa
0.58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
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AHolx| 2= ]2

0.16 ... 16 bar 21 bar 32 bar
16 ... 1600 kPa 2.1 MPa 3.2 MPa
2.3...232 psi 305 psi 464 psi
0.63 ... 63 bar 67 bar 100 bar
63 ... 6300 kPa 6.7 MPa 10 MPa
9.1 ... 914 psi 972 psi 1450 psi
1.6 ... 160 bar 167 bar 250 bar
0.16 ... 16 MPa 16.7 MPa 2.5 MPa
23 ... 2321 psi 2422 psi 3626 psi
4 ... 400 bar 400 bar 600 bar
0.4 ... 40 MPa 40 MPa 60 MPa
8 ... 5802 psi 5802 psi 8702 psi
7 ... 700 bar 800 bar 800 bar
0.7 ... 70 MPa 80 MPa 80 MPa
102 ... 10153 psi 11603 psi 11603 psi
5% 50
o AEZ UE XMYT SH A 30 mbar a/3 kPa a/0.44 psi a
o EEY HUME XMYATI SH A 30 mbar a/3 kPa a/0.44 psi a
S A Z|CH 29| 100%(A+¢ &£ Al: Z/CH 100 bar/10 MPa/1450 psi & FH
_._/FIEI I 60°C)
=3 &t AlE EH tAH AtO|(HA =H 7t5)
) PROFIBUS PA = FOUNDATION Fieldbus2| A< F&E SM Y012 AH83%t01 3E 5H HLIE FEsIAAIR
2 250 mbar/25 kPa/3.6 psi 5 dE A8t 42 5 5182 750 mbar a/75 kPa a/10.8 psi aglLICt. &H E'%
30 mbar a/3 kPa a/0.44 psi a”t k| & LS EL|CH
Alo|x| 93] |2, &c{Al &2t Clolohz L&
a5 #He #olx| g
AL X 7Hs) EE B3 wel A0 AB Y 20f 35S @2 MAWP  AICH BIAE 23
s 2] U 2| HIAE oF3 (PS)
0.01 ... 1 bar 4 bar 6 bar
1... 100 kPa 400 kPa 0.6 MPa
0.15 ... 14.5 psi 58 psi 87 psi
0.04 ... 4 bar 7 bar 10 bar
4 ... 400 kPa 0.7 MPa 1 MPa
0.58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
0.16 ... 16 bar 21 bar 32 bar
0.06 ... 1600 kPa 2.1 MPa 3.2 MPa
2.3...232psi 305 psi 464 psi
0.6 ... 63 bar 67 bar 100 bar
0.06 ... 6.3 MPa 6.7 MPa 10 MPa
9.1 ... 914 psi 972 psi 1450 psi
54 & s
o AEIE LUZR XMYTI SH A 100 mbar a/10 kPa a/1.45 psi a
o EYHHUME XMHAT SH AL 100 mbar a/10 kPa a/1.45 psi a
e NeobeeE ZEdste 5 A 100 mbar a/10 kPa a/1.45 psi a
5 g8t Z|CH ATHO| 100%
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Holx| g3 2=, &2{Al B3t Colot= 3 X &

) PROFIBUS PA = FOUNDATION Fieldbus2| B2 FE SM Y012 AL85t0{ 3T 5H HRAE FESIAAIR
Al o2 @12, &oiA| &3} Clojot =By
53 e oy o3
AWIE ZY 7tE) £E SY MR, 2o AW Z|cH &S 22 MAWP  Z|CH E|AE 2f2
IS L A 20 EIAE o™ (PS)
43 ... 1300 mbar a 26 bara 10 bar a
4.3..130kPaa 260 kPa a 1 MPa a
17 ... 525 inH20 a 37.7 psia 145 psia
160 ... 5000 mbar a 10 bar a 30 bar a
16 ... 500 kPa a 1 MPa a 3 MPaa
2.32...72.5psia 145 psi a 435 psia
1...30bara 45 bar a 100 bar a
0.1..3MPaa 4.5 MPa 10 MPa a
145 ...435psia 653 psi a 1450 psi a
3 4o et Aol O|E g3t CHE =+ UA&LICH
&4 5t 0 mbar a/kPa a/psi a
S5 o8t Z|CH AT 9| 100%

=D
T

1

PROFIBUS PA EE= FOUNDATION Fieldbus2| &<

SMY01E A5t 2

(1]

PMC S Z8si= @3 g3 417
EM M 0| x| &=
AM(HE 2H 7tE) Ee S Hel, 2l0f A®N2 =) 25 22 MAWP  %|CH E|AE o2
s o3 9l 2 HlAE FH (PS)
0.01 ... 1 bar 4 bar 6 bar
1...100 kPa 400 kPa 600 kPa
0.15... 14.5 psi 58 psi 87 psi
0.04 ... 4 bar 7 bar 10 bar
4 ... 400 kPa 700 kPa 1 MPa
0.58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
0.16 ... 16 bar 21 bar 32 bar
0.016... 1.6 MPa 2.1 MPa 3.2 MPa
2.3 ... 232 psi 305 psi 464 psi
£ 58t
o AZE QUZR YT SH M 2 100 mbar a/10 kPa a/1.45 psi a
o EEMAMUXMZE AT S A2 100 mbar a/10 kPa a/1.45 psi a
e NeobeeE ZEste 5H M2 100 mbar a/10 kPa a/1.45 psi a
3 MEt Z|C ATHO| 100%
1 PROFIBUS PA = FOUNDATION Fieldbus2| B2 &2 SM Y012 A 8510 B &5 HRIE FESHMAIR

PMC AE} Q| Minibolte] AL AT 0| 500 mbar 0|4 0[o{oF g L|C}.

Ao o3 (Aol x| ek Al2|=ollA)

=Y M Mol o=

AL T IS) EE S Y Acf A Z|c) 2t of2d MAWP  E|CH ElAE b2
s of24(97/23/EC & & x| |2 8 (PS)
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ol of3 eI=(7l0lx| 23 AlE|=0llM)

Xz EHAE %FE"#'(DlN 1608601 & &) 8.3 ... 250 mbar a 1.5 bara 6 bar a
0.83...25kPaa 150 kPa a 600 kPa a
3...100inH20 a 21.8 psia 87 psia
43 ... 1300 mbar a 2.6 bar a 10 bara

3..130kPaa 260 kPa a 1 MPa a
17 ... 525inH20 a 37.7 psia 145 psi a
160 ... 5000 mbar a 10 bara 30 bar a
16 ... 500 kPa a 1 MPaa 3 MPa a
232...725psia 145 psi a 435 psi a

.. 30 bara 45 bara 100 bar a
0.1..3MPaa 4.5 MPa a 10 MPa a
145 ... 435 psia 653 psia 1450 psi a

5% &8t

o AEE 2UZ MYTFY A 0 mbar a/kPa a/psi a

. SEHYAME YT S A

38 2L 7-20°C <9 <60°C(-4°F 30 mbar a/3 kPa a/0.44 psi a

<9 < +140°F)

2H 2L 7I60°C<9<100°Ce 30 mbar a + 20 mbar a * (3 - 60°C)/°C
M(EH A 30 bare| B2 3"_|EH 85°C) 3 kPaa+2kPaa-(8-60°C)°C
(140°F < 9 < 212°F(5H M 435 0.44 psia + 0.29 psia * (9 - 108°F)/°F
psio &< %[CH 185°F))

S At Z|CH ATO| 100%(&A =X Al: Z[CH 100 bar/10 MPa/1450 psi 2 &
2E/x2l 2% 60°C)

== ot AlIE 7 A ArO|(TA =™ Jts)

) PROFIBUS PA == FOUNDATION Fieldbus®| B2 &2 SM Y012 AE5t0 & 5 HRIE FEFMAIR

Hoj 2h3 (&8 23 Al2|I=0ollA)

EH Hp Moy of=d

AWML ZH 7tS) EE 5 e AC AW Z|cH

S f23(97/23/EC &® HH| #Hol £&) iS22 MAWP (PS)

8.3 ... 250 mbar a

32 bara

0.83 ... 25kPaa 3.2 MPa a
3...100inH20 a 464 psia
43 ... 1300 mbar a 32 bara
4.3..130kPaa 3.2 MPaa
17 ... 525 inH20 a 464 psi a
160 ... 5000 mbar a 32 bara
16 ... 500 kPa a 3.2 MPaa
232 ...725psia 464 psi a
1...30bara 160 bar a
0.1..3MPaa 16 MPa a
145 ...435psia 2320 psia
5.3...100 bar a 160 bar a
0.5...10 MPa a 16 MPa a
76.9 ... 1450 psi a 2320 psi a

54 & s

o AEZ UE XMYT SH A 0 mbar a /kPa a /psi a
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Hrh 23 (XS 2 Al2|=0ilM)

24
o EEMAUME AT SH L
2™ 257} -20°C < 9 <60°C(-4°F 30 mbar a /3 kPa a /0.44 psia
<9 < +140°F) i
24 2T 7} 60°C <9 <100°CY 30 mbar a + 20 mbar a * (8 - 60°C)/°C
(& A 30 bare| B2 %|CH 85°C) 3 kPaa+2kPaa -+ (8-60°C)/°C
(140°F < 9 < 212°F(&H M 435 0.44 psia + 0.29 psi a » (9 - 108°F)/°F
psie| 2 Z|CH 185°F))
Y 48t || ATHO| 100% (A A &3 Al: =|CH 100 bar/10 MPa/1450 psi & &
2L/XE| 8 60°C)
== &k AE =7 A AO|(TA 2 718)
" PROFIBUS PA EE= FOUNDATION Fieldbus2| A2 & SM Y012 AL85l01 3E S5 HIE FEHAAIR

AE o ol 84 o
53 e RS o2 2l g4
AHHS ZHItE) Ee 5 Hele 2lc AH Z|CH &S 224 MAWP (PS)
&S 22(97/23/EC L FHI ABAZH) | 29 mbar 32 bar
0.1...2kPa 3.2 MPa
0.4015 ... 8.031 inH20 464 psi
1... 60 mbar 160 bar
0.1...6 kPa 16 MPa
0.4015 ... 24.09 inH20 2320 psi
2.5 ... 250 mbar
0.2 ..25kPa
1.004 ... 100.4 inH20
6 ... 600 mbar
0.6 ... 60 kPa
2.409 ... 240.9 inH20
16 ... 1600 mbar
1.6 ... 160 kPa
6.424 ... 642.4 inH20
50 ... 5000 mbar
5 ... 500 kPa
20.08 ... 2008 inH20
0.3 ... 30 bar
0.03 ... 3 MPa
4.35 ... 435 psi
2.5 ... 250 mbar 420 bar
0.25 ... 25 kPa 42 MPa
1.004 ... 100.4 inH20 6091 psi
6 ... 600 mbar
0.6 ... 60 kPa
2.409 ... 240.9 inH20
16 ... 1600 mbar
1.6 ... 160 kPa
6.424 ... 642.4 inH20

38

SITRANS P DS 111/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)
A5E03693760-03, 05/2015



s o3 B K5 ™
50 ... 5000 mbar
5 ... 500 kPa
20.08 ... 2008 inH20
0.3 ... 30 bar
0.03 ... 3 MPa
4.35 ... 435 psi
£ 5t
o AEE UZ XY SH A 2|0 =X #4290 -100%
(30 bar/3 MPa/435 psi 5% dlo| B -33%) = 30 mbar a/3 kPa
al/0.44 psi a
o EEMAUME MAZ SH A
BY 2E7H-20°C <9 <60°C(-4°F  Z|CH 5 H2(2| -100%
<9< +140°F) (30 bar/3 MPa/435 psi 4 42| A< -33%) === 30 mbar a/3 kPa
al/0.44 psi a
38 257+ 60°C <9 <100°C¥ o |0 £ H22] -100%(30 bar/3 MPa/435 psi £ M o| B -33%)
MH(FE 4 30 bar2| B £ICH 85°C) o 30 mbar a + 20 mbar a « (9 - 60°C)/°C
(140°F < 9 < 212°F(&™ Al 435 3kPaa+2kPaa- (9-60°C)°C
psio| A Z|CH 185°F)) 0.44 psia + 0.29 psia * (8 - 108°F)/°
S At Z|cH ATO| 100% (A =7 Al: Z|CH 100 bar/10 MPa/1450 psi &
2T/XEl 2% 60°C)
== 4t AlE S A ALO|(HA =H 7HS)
) PROFIBUS PA EE= FOUNDATION Fieldbus2| B2 &2 SM Y012 A85t0 T &5 HRIE FEtMAIR
=N
Y Hep !
AHQAS 2 ItS) = &Y Hele o A® 0] 2t s 22 MAWP (PS)
A5 f24(97/23/EC &= TH| #dol| &8 25 ... 250 mbar AHEAF ZEHR| & X
2.5..25kPa
10 ... 100 inH20
25 ... 600 mbar
2.5...60 kPa
10 ... 240 inH20
53 ... 1600 mbar
5.3 ... 160 kPa
021 ... 640 inH20
160 ... 5000 mbar
16 ... 500 kPa
2.32 ... 72.5 psi
=M 58t
o AZE 2UZ AMYATI SH A Ot2 % EX|of et 2/c £ Y212l -100% E= 30 mbar a/3 kPa
a/0.44 psia
o EEHMHMZ AMATI SH A Ot2 % EX|of et 2o £ H2(2] -100% E= 30 mbar a/3 kPa
al/0.44 psi a
S A Z|CH 29| 100%
=R NES EH 8tAH Alo| 1% =™ Jts
PROFIBUS PA EE= FOUNDATION Fieldbus®| 3% F2 SM Y012 Ar85t01 3E & HRE FESHAAIL.

1)
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7.3

SITRANS P410 2l24

AHo|x| 2= 1=y

B #He Aol x| g2
AT(ALK ZYIIS) EE Y Y, A0f AW Z|cH && 2124 MAWP  Z|CH EAE of=d
LS8 .%*34(97/23/EC or2d 2| ol &) (PS)
2! x|CH E|AE 2F23(DIN 1608601 E&). 0.01 ... 1bar 4 bar 6 bar
1... 100 kPa 400 kPa 0.6 MPa
0.15... 14.5 psi 58 psi 87 psi
0.04 ... 4 bar 7 bar 10 bar
4 ... 400 kPa 0.7 MPa 1 MPa
0.58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
0.16 ... 16 bar 21 bar 32 bar
6 ... 1600 kPa 2.1 MPa 3.2 MPa
2.3 ... 232 psi 305 psi 464 psi
0.63 ... 63 bar 67 bar 100 bar
3 ...6300 kPa 6.7 MPa 10 MPa
9.1 ... 914 psi 972 psi 1450 psi
1.6 ... 160 bar 167 bar 250 bar
0.16 ... 16 MPa 16.7 MPa 2.5 MPa
23 ... 2321 psi 2422 psi 3626 psi
a4 o8
o AZZ LUZ AT SH AL 30 mbar a/3 kPa a/0.44 psi a
5 g8t Z|CH A0 100%
=2 2k AE S A ALO|(A 2FH 7Hs)
) PROFIBUS PA = FOUNDATION Fieldbus2| A2 FE SM Y012 ALE35t0{ ST 5 HRAE FESIEAIR
s e ¥ K45
53 e S o2 2l g4
ATH(QIS TE THs) EE B3 QIS HT) AW z|cH &5 @F2] MAWP (PS)
S HH(97/23/EC A BHI HE ) 55 250 mbar 160 bar
0.2 ...25kPa 16 MPa
1.004 ... 100.4 inH20 2320 psi
6 ... 600 mbar
0.6 ... 60 kPa
2.409 ... 240.9 inH20
16 ... 1600 mbar
1.6 ... 160 kPa
6.424 ... 642.4 inH20
0 ... 5000 mbar
5 ... 500 kPa
20.08 ... 2008 inH20
0.3 ... 30 bar
0.03 ... 3 MPa
4.35 ... 435 psi
6 ... 600 mbar 420 bar
6 ... 60 kPa 42 MPa
2.409 ... 240.9 inH20 6091 psi
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16 ... 1600 mbar
1.6 ... 160 kPa
6.424 ... 642.4 inH20

50 ... 5000 mbar
5 ... 500 kPa
20.08 ... 2008 inH20

0.3 ... 30 bar
0.03 ... 3 MPa
4.35 ... 435 psi

Z|cH £ HLl2-100%

(30 bar/3 MPa/435 psi &8 M| HA<2 -33%) L= 30 mbar a/3 kPa

al/0.44 psi a
=Y Y Z|CH AB9] 100%
== 4 AR 5 &tA Mo|(TAM =™ 7Hs)

1 PROFIBUS PA L= FOUNDATION Fieldbus®| 29 F& M Y012 AI835t0] & 5 HRIE FESHAAIL.

7.4 £

=24
HART PROFIBUS PA 2! FOUNDATION
Fieldbus
EHMS 4 ...20 mA C|X|&d PROFIBUS PA EEE
FOUNDATION™ Fieldbus &%
o Z3StEHHA =™ 7t5) 3.55mA, & &3t Al 3.84 mAR -
MEHE
o Z3 MBHEAN =™ 7IE) &= -

e E[E(HART &4 ALS ¢t & Iss< ZICH £ MR{ 2|05 % -
™ 7t Azt o ZA A 0..100s, 9% =™ 7t 0..100s, 91& =™ 7ts
Z™ 7t Azt 4=(T63)(2H 0...100s,0.1s Et¢ 0...100s,0.1s EH¢
s Al S ES A 2s2 MEE B &5t Al 2s2 HYE
o TR &SAI7| 3.55 ... 23 mA -
o FofAE 3.55...23 mA -
25t EIXKIAE R [Q] -
e HART S&l AtS ok & n o _U-105V -
23 mA

e HART Sl AR

HART & 217|(Handheld)

R=230...1100 Q

SIMATIC PDM R =230 ... 500 Q -
EMdIM o« M¥EBIINUA
o MEBINUAEENSZ BIHAS 22 A S50 85T
HA 28 - IEC 61158-2
34 58y - o
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7.5 gs =

A o|x| ef=4x} HrcH 2ol CHEr HA ZHFH 0IX| &3 Al2IZ=0llM)

MRl =d

-+
rE
P
[

o FHRL
S I FHoH R SZF2 MEAAL.
A2 s d2 s M -40 ... +85 °C(-40 ... +185 °F)
EEH ANE d2 5 4 -20 ... +85°C(-4 ... +185 °F)
Ao ed 53 M 1,4,16 2! -40 ... +85°C (-40...+185°F)
63 bar0l CH3H 22 HNE
M2 s A
Cl|AZ8 0| -30 ... +85 °C(-22 ... +185 °F)
Hat 2 -50 ... +85 °C(-58 ... +185 °F)
o« 7% 5=
ol 58H
e ENG052901 [IE EZ S2 IP66, IP68
e NEMA2500{ [}E 2% S32 NEMA 4X
o TRt MM
M HE gl 7t L EN 61326 2! NAMUR NE 210] [} &
34 oA =H
e I™YRE
o2 2YUs 2 5 A -40 ... +100 °C(-40 ... +212 °F)
EEM AN E L2 EH A -20 ... +100 °C(-4 ... +212 °F)
T3 0o =ha -20 ... +60 °C(-4 ... +140 °F)
o2l ZaHEl clolo{Z 3ol A Aol x| ek2da} Ml k2ol cHgt AH8 =7
Mzl =
FTH2T
= Y HAHoMH 2 S22 MEAMUAL.
o ARE g gesyA -40 ... +85 °C(-40 ... +185 °F)
o EFHAUME L2 SYAH -20 ... +85 °C(-4 ... +185 °F)
. Ne%k;ee% 22 5 4(FDA -10 ... +85 °C(14 ... 185 °F)
8
o C|AEHO| -30 ... +85 °C(-22 ... +185 °F)
o HE 2T -50 ... +85 °C(-58 ... +185 °F)
(Neobee: -20 ... + 85 °C(-4 ... +185 °F))
(L2 2Y:-10 ... + 85°C(14 ... 185 °F))
712 82
85 HEE
e ENBO5290][IE 25 S2 IP66, IP68
e NEMA2500{ (& E% S2 NEMA 4X

EN 61326 2! NAMUR NE 210] [t &

S oA =A
SE 25
o AZE g2 sH"A -40 ... +150°C(-40 ... +302 °F)
-40 ... +200°C(-40 ... +392 °F), ‘Mz =z Z &
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OHE! B=5HEl cholo{x ol M A ol x| ef=4x} FCH 2F2oll CHEr AL =A

&}
e EFHUELEEY A -20 ... +100 °C(-4 ... +212 °F)
-20 ... +200°C(-4 ... +392 °F), 'l z+ =tz = 5t
» NeobeeE 22 &% H(FDA -10 ... +150°C(14 ... 302 °F)
A2y -10 ... +200°C(14 ... 392 °F), 'fz+ =z = &t
e IRAS AR EHA -10 ... 4250 °C(14 ... 482 °F), 'Aiz} & & = &

D DR HEE SE Ao 2o Y 2o cist 35 o472 Z&(0d: DIN 32676 2! DIN 11851)2| 2k HM|&t2

PMC dZolliA et=f S417(oi CHEr AL 8 =A

M| =A
FHRT
2= e HHoI M 2L SE2 MEMAL.
o AEZRUS EH2ESHYAH -40 ... +85 °C(-40 ... +185 °F)
e C|AEdO| -30 ... +85 °C(-22 ... +185 °F)
o« HE 2T -50 ... +85 °C(-58 ... +185 °F)
7% 85
25 & H
e ENG052901 2 23 53 IP66, IP68
e NEMA 2500 [}E 2% S NEMA 4X
MRt A3
o ZHMEHME QU 7H LHY EN 61326 2! NAMUR NE 210] [ &
S O =A
e I™RE -40 ... +100 °C(-40 ... +212 °F)

Hof 2RHE AIZI=0lA), Ao I R0l CiEt HH =

Mzl =
o Mzl XA 25
FH A
o FW R
SES I dHoH R SZF2 MEAAL.
HElZ 22 d2 5 A -40 ... +85 °C(-40 ... +185 °F)
o =7 M 30 bar(435 psi) e -20..+85°C(-4 ... +185 °F)
o 9F:-20...+85°C(-4 ... +185 °F)
EEHANE L2 5H 4 -20 ... +85 °C(-4 ... +185 °F)
ClAaEd o] -30 ... +85 °C(-22 ... +185 °F)

HT
g
ro
Hn
f9)
o

... +85 °C(-58 ... +185 °F)

« JESF
85 HEH
e ENG605290 2 ES S32 IP66, IP68
e NEMA2500] [IE 235 53 NEMA 4X
o TXtm A
ZE W E 3l 7 LA EN 61326 2! NAMUR NE 2101 [} &
S O =A
« IR
AEIZ 2Ys 2 5H Y -40 ... +100 °C(-40 ... +212 °F)
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Al er(x e AlZI=ollM), Ateh 3 |0l cHE BHH =H
o =7 M 30 bar(435 psi) -20 ... +85 °C(-4 ... +185 °F)
EEHANE 2 E5H A -20 ... +100 °C(-4 ... +212 °F)
o &7 M 30 bar(435 psi) -20 ... +85 °C(-4 ... +185 °F)
x| b x| oA -20 ... +60°C(-4 ... +140°F)

FHEA

o FH 2D

= o 2K AZE R0 B El= 2cH & E Yo HEEl= 2L &S 2T E

EESHAAIR.

A2 s de2 s M -40 ... +85 °C(-40 ... +185 °F)
C|AZ8 0| -30 ... +85 °C(-22 ... +185 °F)
2Rz -50 ... +85 °C(-58 ... +185 °F)

o« JESF
85 8 H

e ENG6052901 [IE EZ 2 IP66

e NEMA 2500 [I}2 2% S& NEMA 4X

. wrur Ey

ZHM

EN 61326 2! NAMUR NE 210i [} &

o B¥2BE
oz 2ds e 58 4 o U ZYH EVRIEZ
o N2 3 %40 ... +100 °C(-40 ... +212 °F)

7.6

Bk d20IE ASEXMO| A2 24 1.5kg(3.3 Ib)

ME

o GAEREENE
3 2E|QIBIA AR RME HE 1.4404/316L EE = Hastelloy C4, & HE 2.4610
Et e EX| AH|QIE|A AR ZHE 5 1.4404/316L
Mg crolo{= 2 2E|QIEA AR RHE! 5 1.4404/316L EE = Hastelloy C276, A& HE 2.4819

MZE #HE 1.4408

. EZF E2PHES
232 32 1 olBA HE; 38 2 EAlSHE

727t g1 Chol7HA

Z3HE Ha &

o
It
[T
]
W

44

SITRANS P DS 111/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)
A5E03693760-03, 05/2015



AHolx| ef=jx} Hrh erdol et T -(7il0|x| &34 AlZI=0ilA)

¥ o .
[

DIN EN 837-10] [+& 9472 EI G1/,B
QHLIAFE ATIE 1/2-14 NPT

™ LIAF AB|E7} Rl EFEE ER4X((PN 160(MWP 2320 psi g)):
— 71620 UNF, EN 6151801 [} &

— DIN 1921301 [F& M10

I LA ABIET} = B ZEZXI(PN 420(MWP 2320 psi g)):
- 7/16-20 UNF, EN 6151801 [} £

— DIN 192130{ [H2 M12
£LIAIE ABIE M20 x 1.5 & 1/5-14 NPT

2
N
R
I

CHS LIALA] ZE R E 0|&F 7lolE &7

Pg 13.5
M20 x 1.5

%-14 NPT EE= Han 7D/Han 8D FH<IE{"
M12 74l E

) Han 8D Han 8UZ} SgfLct.

OHE! B=5HEl cholo{x ol #|o|x| gf=foll CHEH 74

A o 1.5...13.5kg(3.3... 30 Ib), ¥ 0l Q22X X8
ME
e HAREENE

3 o4 AH|QIE|A AR ZHE 5 1.4404/316L

A ctolo{z Y AHQIBA AR RHE M3 1.4404/316L

™A & x| 5t o H|FE| &Z0|E ClO|FHAE GD-AISI 12 EEE AH|QIB A AR HA FHAE]
& #HZ 1.4408
o EZF EZROEES ZESHEY IE
SM: 238 3E 1. 0| FA HE; 22 2: EE(*OE
o AHQIHA AR HE
ST A AElEE AHQIE A AE
3% o2 o EN % ASMEO] [HE ZEX]
e F&B & Pharma Z&X|
e BioConnect/BioControl
e PMC AEIY
M7 A4 CHS LIAMA] ZEEE 0|88 7018 U+
. Pg 13.5
e M20x1.5
e %14 NPT

Han 7D/Han 8D &4
M12 F{<IE

) Han 8DE Han 8UZ} S gtLICH

PMC 24Z0ilA &3 S417]|9| 71

e d20lE QB2 A2 2 1.5kg(3.31b)
ME
o BAMEEXE

INAZNEE) PTFE Z3H JHAZ

o-Z(OLEE) ¢ FPM(Viton)

FFPM E&= NBR(ZM)
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PMC 2440l &3 S417|0] 7+

Hi& Al 2E xHE
HI& NS

MRt R 52

x|
T o

o TFEI7t Q= CIOIFHAE S 7
ME H=E 1.4408

o EZF: ECIRCES ZEE EY IT

g4 238 32 1 o BAI ME; 28 2 EalaE

o AEQIYA AR HE

I

EEREE A AEIEE AHQIBA AR
sy4dME o AEE 2Y
o ETY A
Y o

° 1ll
e PMC O|LIEE MH

CHE LIARA AR & 08¢ 7|02 &+
. Pg 13.5

e M20x15

o 214 NPT

e Han 7D/Han 8D Z2{1"
o M12 FHE]

1) Han 8DE= Han 8UL} &

Ltk

A erE(xHef Al2I=oll M), &gk 3 7ol CHEH AA|

T

dE20lE QB2 A2 2 4.5kg(9.9 Ib)

AHQIBA AEL RHE 15 1.4404/316L, Hastelloy C276, MZ! HE 2.4819,
Monel, & HE 24360, EtEIE £= ==

AEQIPA AR ZHE #15 1.4408 ~ PN 160, A& HE 1.4571/316Ti (PN 420),
Hastelloy C4, 2.4610 EE = Monel, X & E'_"E 4360

FPM(Viton) £ = &M: PTFE, FEP, FEPM 2! NBR

o H|F 2| gF0l= ClOIFHAE GD-AISI 12 = AH|QIEA AR HU FHAE
R #3 1.4408

EF: ZC|PoES 23E 22 3T
S8:238: LY 11 FA G8; 2 2: EC|?oE
AEQIPA AEl HE

)

oF2d 2 LEA AE|QIBA AR
Fa =ges AR 'EEE AR A AR
348 4 EN 6151801 [[F2 7/16-20 UNF 1 LA AB|= E= DIN 19213(PN 4202| B2
M1 2(|v| P 6092 psi))ofl [}& M10 T LEAF ABI=7F QU= 1/4-18 NPT K LEALA
e gl %EH HEs
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Hoi (Rt A2IZ=ollA), &gk W &

ol CHEt M|

7| A

LA} E{O

CHS LIAMA ZEEE 0|88t #H o188 o+

e Pg135

e M20x15

e %-14 NPT EE& Han 7D/Han 8D Z{4lE{"
o M12 FHHH

) Han 8DE Han 8UZ} SgtLICT

gll'eoil cHEt 71

T

oF 11 ... 13 kg(24.2 ... 28.7 Ib)

FHE it o S417))
o ASMEO] [HE(Z& ZMK|7FQUD 2k 11 ... 18 kg(24.2 ... 39.7 Ib)
FHE glE o S417))

MNE
o &AMFEME
gt =
o A ZEX[o| MY AE|QIBA AR XHE B35 1.4404/316L, Monel 400, & #1% 2.4360, Hastelloy

B2, MZ& % 2.4617, Hastelloy C276, 2! 15 2.4819, Hastelloy C4, A&

% 24610, EtE &, PTFE, PFA, ECTFE

AE|QIHA AEI316L2] A EN 1092-1, & B1 == ASME B16.5
RF 125 ... 250 AAO] [[F2 HWEts}, LIHX| 29| B EN 2092-1 & B2

ASME B16.5 RFSFO] [} & HEHS|

(= N B — | =2 o =

o EFANBO B2 Viton

o ZEt XM A OE g
AEol A

oo} =

[=1— B |

[>

m

ro

n

[>

[>

m |
Py Jp-]

o TFC|7I = CIOIPHAE LR 0|E GD-AISi 12 = HE
51

Fx AHQIEA AR

MZE % 1.4408
o EF: ECIP0ES ZEE 2L 3T
SM:2 3 I 1: o BEA HE; 2 E 2: EC|RE
o AHQIBA AE!IHE
2 2 LIAF AHQlEA AR
EY A MS HEIE 2%
o EHEF ZRX| AT AU AEIE @Y =& ChE MAl
x4 0474
oo -
o Yo EN 2! ASMEO] & ZE3X|
« SUZH DIN 19213(PN 4202| Z4< M12(MWP 6092 psi))oll 2 T LA} AB|= M10

EEE= EN 6151801| [HE 7/46-20 UNF 7| QI LIAIE ABIE 1/4-18 NPT

=
oize
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gil'oil cHEt 7

M7l A2

LEAH E O

ChE LIAA ZE R E 0|8 E 70lE &7

Pg13.5
M20 x 1.5

%-14 NPT EE = Han 7D/Han 8D F<lE{"

M12 F{=lE

) Han 8DE Han 8UZ} S gtLCH

7.7 Cla&do|, 7|22 W EX T=]
ClAEdo] 3 AH&X} QIEH 0| A
7| ClHtolAOIAM EI $% Z2 J2iAstE B2 3
ClAZ7 0| o SECIAEBOIZF UL RS(SH)
o M EO| e HH(SM)
HZE FH Uy
HART PROFIBUS PA E&

Foundation Fieldbus

(o] 2=1

TR

o2y Sal71el EHold e

e« DC105V...45V
o EE O o B2

10.5V...30V DC

= Uss < 0.2 V(47 ... 125 Hz) -

= Uetr < 1.2 mV(0.5 ... 10 kHz) -

BEx XM - HA M S22
He 332 He - Xl oges
Ha 3ot

o {x)otd - 9..32V

o EZEOHM Zdo| B - 9..24V
MF AHZ

o E[0i 7B H™MF - 12.5 mA

o AEXTHMR<IIETNER - AR

o Oz & Al Z[CH MF - 15.5 mA
27 EE MAt ¥XI|(FDE) /7 - AS
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7.8 eIsM & &2
els A sel
HART PROFIBUS PA & FOUNDATION
Fieldbus
o2y HH| FY(PED 97/23/EC)l [HE o R IE 19| 7tA S RF| 2E 10| Hx; MY 3H| 2TFAE
g= EZ(xILlofd BE| 7IZ)
. T He:
A 3E 1 7t2 A /A OE 19| A M3 1H(RS 1)oll HE 7= ot
LTAMY EF; TUV Nordoll O|Ft HZF I, 28 H &5 G}
28F = MZ ol H(SITRANS P DSIlI)
=4 ¥z
. EE e
G {Ex) 11 1/2 G Ex iafib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
8=l FH 2% -40 ... +85 °C(-40 ... +185 °F) 2 §& T4
-40 ... +70 °C(-40 ... +158 °F) 2% 53
-40 ... +60 °C(-40 ... +140 °F) 2% 53 T6
A4 EP° z|CHgtE #E ABSE EE & FISCO 3= Xl
§|§. Uo=17.5V, lo=380 mA, Po=5.32 W
=30V, li=100 mA, M8 Y
=750 mW, Ri = 300 Q Uo=24V,lo=174mA Po= 1 W
7 T M EF Ci=6nF Ci=1.1nF
/& R R 8% Li=0.4 mH Li=7uH
o LHEHY QIZ2X] HES} "d"
TE ) 11 1/2 G Exd IIC T4, T6 Ga/Gb
HEElE FH 2L -40 ... +85 °C(-40 ... +185 °F) 2 Sa T4
-40 ... +60 °C(-40 ... +140 °F) 2% §
ke Ch& ’S.% iIe de E=: EP% oS Us 4 EE:
Uk =10.5...45V DC Un=9..32VDC
o 79420 % 20/210f CHEt HX| FHi
g
= =) 11 DExta llIC T120°C Da
{Ex) 11 1/2 D Ex ta/tb 11IC T120°C Da/Db
F8ElE FH 2L -40 ... +85 °C(-40 ... +185 °F)
Al EH 2T 120°C(248°F)
ke CHE zlcHgtE 4= QSE 22 & FISCO 33 E X
N Uo=17.5V, lo=380 mA, Po=5.32W
=30V, li=100 mA, M8 gH
=750 mW, Ri = 300 Q Uo=24V, lo=250mA, Po=1.2W
/E R HH ST Ci=6nF Ci=1.1nF
REUE R 8T Li=0.4mH Li=7uH
o T4 2201 CHEF HX| i x|
33 11 2 D Ex tb I1IC T120°C Db
ke ChE &8 a8 4 3= ChE &8 a8 4 3=
Un=105...45VDC; Pmax=1.2W  Uu=DC9... 32 V; Pmax= 1.2 W
o 23 R¥""(FY2)
= ) 11213 G ExnA IIC T4/T5/T6 Ge
) 11 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Ge
A "nA" Un=45V Um =32V
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HART PROFIBUS PA 2 FOUNDATION

Fieldbus

4 "ic" oS &8s is #de 82 FISCO 32 ¥xI

Ui=45V Uo =175V, lo=570 mA

MY Y
Uo=32V,lo=132mA, Po=1W

7 LR 8 8 Ci=6nF Ci=1.1nF

7E LI R 8 Li=0.4mH Li=7uH

o FMO| [tE Z4g &X| Certificate of Compliance 3008490
2! (XP/DIP) EEE IS; NI; S CLI,DIV1, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL Ill; CL I, ZN 0/1 AEx ia

IICT4...T6; CLI, DIV2, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL Ill

FEEE FH 2L Tamb = T4: -40 ... +85 °C(-40 ... +185 °F)
Tamb = T5: -40 ... +70 °C(-40 ... +158 °F)
Tamb = T6: -40 ... +60 °C(-40 ... +140 °F)

e CSAO] [}2 F4t & x| Certificate of Compliance 1153651

o
H&! (XP/DIP) EE= (IS)
CLI,DIV2, GPABCD T4 ...T6; CL Il, DIV 2, GP FG; CL Ill

CLI,DIV1,GPABCD T4 .. T6; CL I, DIV 1, GP EFG; CL Ill; Exia lIC T4 ... T6:

FHBElE FHRE Tamb = T4: -40 ... +85 °C(-40 ... +185 °F)
Tamb = T5: -40 ... +70 °C(-40 ... +158 °F)
Tamb = T6: -40 ... +60 °C(-40 ... +140 °F)

=
A F5A
A1 RIS XM
B ME SSE CDLI CHE QB ALO|E 0| M 2 lE = &L
Q1B M (http://www.siemens.com/processinstrumentation/certificates)

A.2

7l& x|
Ol dBA0lIM Tlstel 7| &&

7l xI#

ol cHsl 233 CHE 2 AMSs5HR| b8 Zdol= 71s xH
o X|3 2H (http://www.siemens.com/automation/support-request)
o J|& KB CHE RME HEE EE{H OS2 FERSHAAIR.

71& RI# (http://www.siemens.com/automation/csi/service)

Qe A2 2 x|

MAHEM 2|0l SiemensE CHS Q%[0 SEHQI X|H &F

o MH|A 2 X[ (http://www.siemens.com/automation/service&support) 047 |0l MHE X[ A4 EDD L AZESR

=33 x|2l EAE B = 9l E ofLIEf BEJIe] A[HE UE & ALt

== T AAHE

3 grel x|
ClutolAof CHal 2 @ 72 &
x| A MHE O

Z0f& $X| Siemens EEAtof|H E2|5t

k=2
=
fIRIoIM &E =+ A&LICH

>
>
to

1501 2[5t MAIL.
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e TLE| (hitp://www.automation.siemens.com/partner)
CHE IRIOIME CHSE MZE X AAE 2 EME Hotg = AU&LICh

o X|& A MAHAM (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation)

Lo S
O|HIY (mailto:support.automation@siemens.com)

QIE{A 40| SITRANS Poil CHEH & HE (http://www.siemens.com/sitransp)

3™ A& 223 (hitp://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs)

-f:3
® E A= Siemens AGS| SSHEQLICH 2 EMO| 7| EAE §E SHoZ Max7t AH8stE B2, XM MMHE SHE = UE
SELICH
Qo] £ 7|
X&lE 7= & =09t _/.\_£51°4| HF ol LB RISt W =HQIMELIC HA7L & dstE A 25| i +=

o{7} & w~
oL, M| SYStCtIE BEYE & gLt JZX|EH HFHel ClolEE H7 Moz HEEHN, 2ottt +d2 oo sHE ol
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=)

HHIEiLIC B3 hidg I3t o2 BrgstLIct,
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SIEMENS
SITRANS

Transdutor de pressao
SITRANS P DS 11I/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)

Instrugdes de funcionamento compactas

Informacbes juridicas

Conceito de aviso

Este manual contém instrugdes que devem ser observadas para sua propria seguranga e também para evitar danos materiais. As
instrugcdes que servem para sua propria seguranga sao sinalizadas por um simbolo de alerta, as instrugées que se referem apenas a danos
materiais ndo sdo acompanhadas deste simbolo de alerta. Dependendo do nivel de perigo, as adverténcias sao apresentadas como segue,
em ordem decrescente de gravidade.

A\PERGO
significa que havera caso de morte ou lesdes graves, caso as medidas de seguranga correspondentes nao forem tomadas.

AAviso

significa que podera haver caso de morte ou lesGes graves, caso as medidas de seguranga correspondentes nao forem tomadas.

A\ cuipabo
indica um perigo iminente que pode resultar em lesdes leves, caso as medidas de seguranga correspondentes nao forem tomadas.

ATENCAO
significa que podem ocorrer danos materiais, caso as medidas de seguranga correspondentes nao forem tomadas.

Ao aparecerem varios niveis de perigo, sempre sera utilizada a adverténcia de nivel mais alto de gravidade. Quando ¢é apresentada uma
adverténcia acompanhada de um simbolo de alerta relativamente a danos pessoais, esta mesma também pode vir adicionada de uma
adverténcia relativa a danos materiais.

Pessoal qualificado

O produto/sistema, ao qual esta documentagéo se refere, s6 pode ser manuseado por pessoal qualificado para a respectiva definicdo de
tarefas e respeitando a documentagéo correspondente a esta definicdo de tarefas, em especial as indicagbes de seguranga e avisos
apresentados. Gragas a sua formagao e experiéncia, o pessoal qualificado € capaz de reconhecer os riscos do manuseamento destes
produtos/sistemas e de evitar possiveis perigos.

Utilizagdo dos produtos Siemens em conformidade com as especificagoes

Tenha atengéo ao seguinte:

AAviso

Os produtos da Siemens s6 podem ser utilizados para as aplicagdes especificadas no catalogo e na respetiva documentagao técnica. Se
forem utilizados produtos e componentes de outros fornecedores, estes tém de ser recomendados ou autorizados pela Siemens. Para
garantir um funcionamento em seguranca e correto dos produtos é essencial proceder corretamente ao transporte, armazenamento,
posicionamento, instalagéo, montagem, colocagao em funcionamento, operagédo e manutengao. Devem-se respeitar as condigoes
ambiente autorizadas e observar as indicagdes nas respetivas documentagoes.

1 Introdugao

1.1 Finalidade desta documentacao

Essas instrugées sdo um breve resumo de caracteristicas, fungdes e informagdes de seguranga importantes e contém
todas as informagdes necessarias para a utilizacdo segura do aparelho. Leia cuidadosamente as instrugoes antes da
instalagéo e colocagdo em servigo. Para poder usar o aparelho corretamente, reveja primeiro seu modo de funcionamento.

As instrugdes se destinam as pessoas que montam mecanicamente, conectam eletricamente e ativam o aparelho.

Para tirar o maximo partido do aparelho, leia a versao detalhada das instrugoes.

© Siemens AG 2015. Todos os direitos reservados
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Ver também

Instrugbes de servigo e manuais (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation)

SITRANS P DS Il e SITRANS P410

Este manual descreve os transdutores de pressdo SITRANS P DS Il e SITRANS P410. As diferengas principais do
SITRANS P410 consistem na maior precisdo de medi¢cdo relativamente ao SITRANS P DS Ill. Observe as indicagdes no
capitulo "Dados técnicos" nas instrugdes de funcionamento, pois a precisdo de medigdo ndo se encontra descrita nestas
instru¢des de funcionamento compactas.

Pode encomendar o SITRANS P410 através da opgao de encomenda C41 para determinadas versoes.

1.2 Historico

Este historico estabelece a relagdo entre a documentagao atual e o firmware valido do aparelho.

A documentagéo desta edigdo se aplica ao seguinte firmware:

Edigao Identificagdo do firmware (FW) na placa de Ligagao ao Atalho de instalagdo para PDM
identificagédo sistema
05/2015 HART: FW: 11.03.03, FW: 11.03.04, SIMATIC PDM | SITRANS P DSIII HART: SITRANS P
FW: 11.03.05, FW: 11.03.06 8.x DSIIl.2
PA: FW: 301.01.10 SITRANS P DSIII PA: SITRANS P DSlll e
SITRANS P DSIII PA 3.01
FF: FW: 11.01.02 SITRANS P410 HART: SITRANS P
DSIIL.2/P410
SITRANS P410 PA: SITRANS P410 PA
3.01
A parametrizagdo com PDM nao é
possivel para FF

1.3 Abrangéncia do manual

Tabelas 1-1  "7MF4.3.." designa:

N° de encomenda SITRANS P DS 111/P410 para

7MF403.. Presséo relativa

7TMF413.. Pressao relativa, membrana nivelada na frente

7TMF423.. Pressao absoluta da série pressao relativa

7TMF433.. Pressao absoluta da série pressao diferencial

7TMF443.. Pressao diferencial e fluxo, PN 32/160 (MAWP 464/2320 psi)
7MF453.. Pressao diferencial e fluxo, PN 420 (MAWP 6092 psi)
7TMF463.. Nivel de enchimento

1.4 Finalidade

Apresentagado geral

O transdutor de pressao mede gases, vapores e liquidos agressivos, ndo agressivos e perigosos, em fungdo da variante.
O transdutor de pressao pode ser utilizado para os seguintes tipos de medigao:

® Pressao relativa

® Pressao absoluta

® Pressao diferencial

Com uma parametrizagao correspondente e as pegas de montagem necessarias para o efeito (p. ex. limitadores de fluxo e
selo remoto), o transdutor de pressédo também pode ser utilizado para os seguintes tipos de medigdo complementares:
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e Nivel de enchimento
® \olume

® Massa

® Fluxo volumétrico

® Fluxo massico

O sinal de saida é, respectivamente, um sinal FF de corrente continua independente de 4 a 20 mA ou um sinal FF
PROFIBUS PA/FOUNDATION™ Fieldbus digital e relativo ao processo.

O transdutor de pressao na versao com o tipo de protegéo de ignigao "Seguranga intrinseca" ou "Blindagem a prova de
compressao" pode ser montado em areas com risco de explosao. Os aparelhos possuem um certificado de teste de tipo CE
e preenchem as respectivas prescrigoes europeias harmonizadas do CENELEC.

Para os casos de aplicagao especiais os transdutores de pressdo com selos remotos estédo disponiveis em diferentes
formatos. Um caso de aplicagao especial &, p. ex., a medi¢ao de substancias altamente viscosas.

Opere o0 aparelho de acordo com as indicagdes existentes no capitulo Dados técnicos (Pagina 85).

Para mais informacdes consulte as instrugdes de funcionamento do aparelho.

1.5 Verificar a consignagao

1. Verifique se existem danos visiveis na embalagem e itens fornecidos.

2. Informe imediatamente a empresa de transporte sobre quaisquer reclamacgdes relativas a danos.
3. Conserve as pegas danificadas para esclarecimento.
4

. Verifique o escopo de fornecimento comparando seu pedido com os documentos de transporte, quanto a exatidao e
totalidade.

A Aviso

Usar um aparelho incompleto ou danificado
Perigo de explosao em areas de risco.
e Na&o utilize dispositivos incompletos ou danificados.

1.6 Estrutura das placas de identificacdo

Estrutura da placa de identificagdo com informagdes gerais

Na parte lateral da caixa se encontra a placa de identificagdo com o numero de encomenda e outras indicagdes
importantes, tais como os detalhes de construgdo e os dados técnicos.
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4 N
b EMEN. &6
SITRANS P DS Il c € 0044

PED:SEP

Transmitter for pressure [ H[
7MF4033-1DA00-1BB1-Z
B11 @
Fab.-Nr. NTLN11-00471100 ®
Vh: DC 10.5...45V (non 1S) 4 ... 20 mA HART
Mat.: Connec. Diaphr. Filling

1.4404 1.4404 Silicone oil
Measuring span min. / max. :0.16 bar/ 16 bar
MAWP/max. test press. : 21bar/32bar

_. Type of protection IP66 @ ._
\_ Made in France y
Esquema 1-1 Exemplo de uma placa de identificagdo do SITRANS P DS llI
( 2
. SIEMENS .
DE - 76181 Karlsruhe
SITRANS P410  (* € o

PED:SEP

Transmitter for pressure [ H [
7MF4033-1DA00-1BB1-Z
B11+C41 ©)
Fab.-Nr. NTLN11-00471100 @)
Vh: DC 10.5...45V (non IS) 4 ... 20 mA HART
Mat.: Connec. Diaphr. Filling
14404 1.4404 Silicone oil
Measuring span min. / max. :0.16 bar/ 16 bar
MAWP/max. test press. . 21bar/32bar
_. Type of protection P66 & ._
\ Made in France )
©) Numero de encomenda (nimero da designagéo de ® Numero de fabricagao

fabrica legivel por maquina)

Esquema 1-2 Exemplo de uma placa de identificagdo SITRANS P410

Estrutura da placa de identificagdo com informagdes sobre as aprovagées

Em frente se encontra a placa de identificagdo com informacdes sobre as aprovagdes Esta placa de identificagdo fornece
informagdes p. ex. sobre a versao do hardware e do firmware. No caso da versao do transdutor de pressao para areas com
risco de explosao também se encontram listadas informagdes sobre o respectivo certificado.
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SIEMENS

DE - 76181 Karlsruhe

@

SITRANS P DS |l

I11/2 G Exia lIC T4/T5/T6 Ga
I11/2 G Ex ib IIC T4/T5/T6 Gb

from certified intrinsically safe power source
Vis30V;li£100mA;Pi<0.75W
Li04mH;Ci<s6nF

PTB 13 ATEX 2007 X
Note test certificate !
-40°C < Ta < +60°C(T6) / +85°C(T4)

FW:11.03.06 HW: 02.07.01

)

b

\@\

[1112G| Exia | IC |T4/T5/T6f Ga |

6 6 o

Esquema 1-3 Exemplo de uma placa de aprovagao do SITRANS P DS il

E

SIEMENS

DE - 76181 Karlsruhe

B

kI

SITRANS P410

I11/2 G Exia lIC T4/T5/T6 Ga
I11/2 G Exib IIC T4/T5/T6 Gb

from certified intrinsically safe power source
Vis30V;lis100mA;Pi<0.75W
Li04mH;Ci<6nF

PTB 13 ATEX 2007 X
Note test certificate !
-40°C < Ta < +60°C(T6) / +85°C(T4)

—®

[111/2G| Exia | IIC|T4/T5/T6| Ga |

b6 06 ©

5O

FW:11.03.06 HW: 02.07.01

O)
®

56

o

Dados caracteristicos para a area com risco de explosao ® Temperatura maxima da superficie (classe de
temperatura)
Categoria para a area de utilizagéao ® Nivel de protegao do aparelho
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® Tipo de protecao de ignicao @) Identificagdo do firmware
©) Grupo (gas, po) Identificagdo do hardware

Esquema 1-4 Exemplo de uma placa de aprovagao do SITRANS P410

1.7 Transporte e armazenamento

Para garantir protegéo suficiente durante o transporte e armazenamento, observe o seguinte:
® (Guarde a embalagem original para transporte futuro.
® Os dispositivos/pecas de reposicao devem ser devolvidos em sua embalagem original.

® Se a embalagem original ndo estiver mais disponivel, certifique-se de que todas as remessas estejam bem embaladas,
para oferecer protecao suficiente durante o transporte. A Siemens ndo assume qualquer responsabilidade pelos custos
associados a danos no transporte.

ACU IDADO

Protecgéo insuficiente durante o armazenamento
A embalagem oferece apenas uma protec¢éo limitada contra a umidade e a infiltragdo.
e Utilize embalagens adicionais, conforme necessario.

As condi¢des especiais de armazenamento e transporte do dispositivo sdo listadas em "Dados técnicos" (Pagina 85).

1.8 Observagodes sobre a garantia

O conteudo deste manual ndo devera tornar-se parte ou alterar qualquer acordo, compromisso ou relagao legal prévia. O
contrato de vendas contém todas as obriga¢cdes da parte da Siemens, bem como condigdes de garantia completas e
exclusivas. Nenhumas declaragdes sobre as versdes do aparelho descritas no manual criam novas garantias ou modificam
a garantia existente.

O conteudo reflete o estado técnico no momento de publicagdo. A Siemens reserva-se o direito de efetuar alteragbes
técnicas no decurso de desenvolvimentos subsequentes.

2 Indicagbes de seguranca

2.1 Requisito de utilizagao

Este aparelho saiu da fabrica em perfeitas condi¢gdes de uso. A fim de manter esta condi¢do e para garantir a operagao
segura do aparelho, observe estas instrugdes e todas as especificagbes relativas a seguranca.

Observe as informagdes e simbolos presentes no aparelho. Ndo remova quaisquer informagdes ou simbolos presentes no
aparelho. Mantenha as informagdes e os simbolos sempre bem legiveis.

211 Outros certificados

iL#) 02000001 5

Esquema 2-1 Chinese Manufacturing Certificate

SITRANS P DS 1/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)
A5E03693760-03, 05/2015 57



2.1.2 Simbolos de aviso no aparelho
Simbolo Explicagéo

f Observar as instrugdes de funcionamento

21.3 Leis e diretivas

Observe a certificagdo do teste, disposicoes e leis aplicaveis em seu pais durante a conexao, montagem e operagao. Isto
inclui, por exemplo:

e Codigo Elétrico Nacional (NEC - NFPA 70) (EUA)

® (Codigo Elétrico Canadense (CEC) (Canada)

Outras disposigbes para aplicagdes em areas de risco sao, por exemplo:
e |EC 60079-14 (internacional)

e EN 60079-14 (CE)

214 Conformidade com diretivas europeias
A identificagdo CE no aparelho demonstra a conformidade com as seguintes diretivas europeias:

Compatibilidade eletromagnética CEMDiretiva do parlamento europeu e do conselho relativa a harmonizagéo das

2004/108/CE legislagdes dos Estados-Membros respeitantes a compatibilidade eletromagnética e
que revoga a diretiva 89/336/CEE.

Atmosphére explosible ATEX Diretiva do parlamento europeu e do conselho relativa a harmonizagao das

94/9/CE legislagdes dos Estados-Membros sobre aparelhos e sistemas de protecao

destinados a utilizagéo para os fins previstos em areas com risco de explosao.

Diretiva sobre aparelhos de pressdo Diretiva do parlamento europeu e do conselho relativa & harmonizagao das
DGRL legislagdes dos Estados-Membros sobre aparelhos de presséo.
97/23/CE

As normas aplicadas encontram-se na declaragdo de conformidade CE do aparelho.

2.2 Modificagdes indevidas no aparelho

A Aviso

Modificagbes indevidas no aparelho

As modificagdes no aparelho podem resultar em riscos para o pessoal, sistema e ambiente, particularmente em areas de
risco.

o Efetue somente as modificagdes descritas nas instrugdes do aparelho. A falta de cumprimento deste requisito anula a
garantia do fabricante e as aprovagdes do produto.

2.3 Requisitos para aplicagdes especiais

Devido ao elevado numero de aplicagdes possiveis, ndo é possivel considerar todos os detalhes das versdes descritas do
aparelho para todos os cenarios possiveis durante o comissionamento, opera¢do, manuten¢ao ou operagéo em sistemas.
Se necessitar de informagdes complementares ndo incluidas nas instrugdes, entre em contato com escritério local da
Siemens ou representante da empresa.

Indicagdo
Operagao sob condigbes ambientais especiais

Recomendamos vivamente que contate seu representante da Siemens ou 0 nosso departamento de aplicagao antes de
operar o aparelho sob condigbes ambientais especiais, como as que podem ser encontradas em usinas nucleares ou
quando o aparelho é usado para fins de pesquisa e desenvolvimento.
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24 Utilizagao em areas com risco de explosao

Pessoal qualificado para aplicagGes em areas de risco

As pessoas que instalam, conectam, comissionam, operam e efetuam a manutengéo do aparelho em uma area de risco
devem possuir as seguintes qualificacdes especificas:

® FEles estdo autorizados, treinados ou instruidos para operar e fazer a manutencéo de aparelhos e sistemas, de acordo
com as técnicas de seguranga padrao relativas a circuitos elétricos, altas pressdes e produtos agressivos e perigosos.

® FEles estdo autorizados, treinados ou instruidos a executar trabalhos em circuitos elétricos de sistemas perigosos.

® Eles estdo treinados ou instruidos na manutengao e utilizagdo de equipamento de seguranga adequado, de acordo com
os regulamentos de seguranca pertinentes.

A Aviso

Aparelho inadequado para zona com risco de exploséo
Perigo de exploséao.

e Utilize apenas aparelhos que estejam aprovados e respectivamente identificados para a utilizagdo em zonas com risco
de exploséo.

Ver também

Dados técnicos (Pagina 85)

A ~viso

Perda de seguranga do aparelho com tipo de prote¢do "Seguranca intrinseca Ex i"

Se o aparelho ja tiver sido operado em circuitos nao intrinsecamente seguros ou as especificagdes elétricas nao tiverem
sido observadas, a seguranca do aparelho deixa de estar assegurada para utilizagdo em areas com risco de explosao.
Existe o perigo de exploséao.

e Ligue o aparelho com o tipo de protecéo "Seguranca intrinseca" exclusivamente a um circuito intrinsecamente seguro.
e Observe as especificagdes dos dados elétricos no certificado e/ou no capitulo "Dados técnicos (Pagina 85)".

A Aviso

Utilizagao de pecas do aparelho incorretas em areas com risco de exploséo

Os aparelhos e respectivas pegas ou sdo adequados para diferentes tipos de protegao de ignigdo ou ndo tém qualquer
protecao contra explosao. O perigo de explosao existe quando sao utilizadas pecgas (p. ex. tampa) para aparelhos a prova
de explosdo que ndo sédo expressamente adequadas para o respectivo tipo de protegao de ignigdo. No caso de
inobservancia, os certificados de verificagao e a responsabilidade do fabricante sdo anulados.

e Em areas com risco de explosao utilize apenas pegas que sejam adequadas para o tipo de protegao de ignigao
homologado. Para a protegéo contra explosdo com o tipo de protecéo de ignigéo "Blindagem a prova de compressao”,
as tampas inadequadas estéo identificadas, p. ex. com uma placa de indicagéo no interior da tampa com "Not Ex d Not
SIL".

e As pecas dos aparelhos ndo podem ser trocadas se a compatibilidade ndo estiver expressamente assegurada pelo
fabricante.

A Aviso

Perigo de explosdo devido a carga eletrostatica

Para evitar a formacao de carga eletrostatica num ambiente com risco de explosdo é necessario que a cobertura das
teclas esteja fechada durante a operagao e os parafusos estejam bem apertados.

A abertura temporaria da cobertura das teclas para efeitos de comando do transdutor de pressao é possivel em qualquer
momento, mesmo durante a operacgao; a seguir, os parafusos tém de ser novamente bem apertados.

3 Montagem/Montagem posterior
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3.1 IndicagOes basicas de seguranca

A Aviso

Partes molhadas inadequadas para os fluidos do processo
Perigo de lesdes ou danos no aparelho.

Poderao ser liberados fluidos quentes, tdxicos e corrosivos se o fluido do processo for inadequado para as partes
molhadas.

e Certifique-se de que o material das partes do aparelho molhadas pelo fluido do processo é adequado para este.
Consulte as informagdes em "Dados técnicos" (Pagina 85).

A Aviso

Selegao incorreta do material para a membrana na zona 0

Perigo de explosdao em areas com risco de explos&o. No funcionamento de aparelhos de alimentagdo de seguranga
intrinseca da categoria "ib" ou de aparelhos na versao de blindagem a prova de compressao "Ex d" e utilizagao em
simultaneo na zona 0, a protegéo contra exploséo do transdutor de pressdo depende da estanqueidade da membrana.

e Certifique-se de que o material da membrana é adequado para a substancia de medigdo. Respeite as indicagdes no
capitulo "Dados técnicos (Pagina 85)".

A Aviso

Pecas de conexao inadequadas
Perigo de lesbes ou envenenamento.

Em caso de montagem incorreta, poderao ser liberados fluidos quentes, toxicos e corrosivos do processo nas conexdes.

o Certifique-se de que as pegas de conexao (como vedantes de flanges e parafusos) sdo adequadas para a conexao e
os fluidos do processo.

Indicagdo
Compatibilidade do material

A Siemens oferece suporte na sele¢ao de componentes do sensor umedecidos pelos fluidos do processo. Contudo, vocé é
responsavel pela selegdo dos componentes. A Siemens ndo assume a responsabilidade por defeitos ou falhas ocasionados
por materiais incompativeis.

A Aviso

Pressédo de operagdo maxima admissivel excedida
Perigo de lesbes ou envenenamento.

A presséao de operagdo maxima admissivel depende da versao do aparelho. O aparelho pode ficar danificado se a
pressao de operagao for excedida. Poderao ser liberados fluidos quentes, tdxicos e corrosivos do processo.

e Certifique-se de que o aparelho é adequado para a pressao de operagdo maxima admissivel de seu sistema. Consulte
as informagdes da placa de identificacdo e/ou de "Dados técnicos (Pagina 85)".

A Aviso

Ultrapassagem da temperatura ambiente ou do fluido de medigdo maxima
Perigo de explosdo em zonas com risco de explosao.
Danos no aparelho.

e Assegure que a temperatura ambiente ou do fluido de medicdo maxima admissivel do aparelho nao é ultrapassada.
Ver a este respeito as informagdes no capitulo "Dados técnicos (Pagina 85)".
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A Aviso

Entrada de cabo aberta ou prensa-cabos incorreto
Perigo de explosdo em areas de risco.

e Feche as entradas dos cabos para as conexdes elétricas. Utilize somente prensa-cabos ou plugues aprovados para o
tipo de protegéo relevante.

A Aviso

Sistema de condutores incorreto
Perigo de explosdo em areas de risco em resultado de entrada de cabo aberta ou sistema de condutores incorreto.

¢ No caso de um sistema de condutores, monte uma barreira anticentelha a uma determinada distancia da entrada do
dispositivo. Observe os regulamentos nacionais e os requisitos indicados nas aprovagdes pertinentes.

Ver também

Dados técnicos (Pagina 85)

A Aviso

Montagem incorreta na Zona 0

Perigo de explosdo em areas de risco.

e Verifique a estanqueidade da conexao do processo.
e Observe o padrao IEC/EN 60079-14.

A Aviso

Perda da seguranga para o tipo de protegao de igni¢do "Blindagem a prova de compressao”

Perigo de explosdao em areas com risco de explosédo. Pode ocorrer uma explosao se houver saida de gases quentes da
caixa a prova de compressao e se a distancia para as pegas fixas for muito reduzida.

e Certifique-se de que a distancia minima de 40 mm entre a fenda antideflagrante e as pecas fixas € mantida.

@ Fenda antideflagrante

A Aviso

Perda de protegao contra explosdes
Perigo de explosao em areas de risco se o aparelho estiver aberto ou mal fechado.
e Feche o aparelho conforme descrito no Capitulo "Ligar o aparelho (Pagina 71)".
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A\ cuipano

Superficies aquecidas por causa dos fluidos quentes do processo
Perigo de queimadura resultante de temperaturas da superficie acima de 70 °C (155 °F).
e Tome as devidas medidas de protecdo, por exemplo, proteja os contatos.

e Certifique-se de que as medidas de protegao ndo causem o aumento excessivo da temperatura ambiente maxima
aceitavel. Consulte as informagdes do capitulo "Dados técnicos (Pagina 85)".

ACU IDADO

Tensdes e cargas externas

Danos ao dispositivo por fortes tensdes e cargas externas (por exemplo, expanséo térmica ou tenséo do tubo). Os fluidos
do processo podem ser liberados.

o Evite a atuagéo de tensdes e cargas externas fortes sobre o dispositivo.

3.1.1 Requisitos para o local de instalagao

A Aviso

Ventilagao insuficiente

Se a ventilagao for insuficiente, o aparelho pode sobreaquecer.
e Monte o aparelho de forma a garantir espago suficiente para uma ventilagdo adequada.

e Respeite a temperatura ambiente maxima admissivel. Respeite as indicagbes no capitulo "Dados técnicos
(Pagina 85)".

ACU IDADO

Atmosferas agressivas
Danos no dispositivo devido a penetragéo de vapores agressivos.
e Garanta que o dispositivo € indicado para a aplicagao.

ATENGAO

Radiagao solar direta

Erro de medigdo maior.

e Proteja o aparelho da radiagéo solar direta.

Certifique-se de que a temperatura ambiente maxima admissivel ndo é ultrapassada. Respeite as indicagdes no capitulo
Dados técnicos (Pagina 85).

3.1.2 Montagem correta

3.1.2.1 Montagem incorreta

ATENGAO

Montagem incorreta

Uma montagem incorreta pode danificar ou destruir o aparelho ou prejudicar o modo de funcionamento.
e Antes de montar o aparelho, certifique-se de que este ndo tem qualquer dano visivel.

o Certifique-se de que as liga¢des do processo estéo limpas e de que séo utilizadas vedagdes e aparafusamentos de
cabos adequados.

¢ Monte o aparelho com ferramentas adequadas. As indicacdes relativas ao torque necessario para a instalagao se
encontram em Dados técnicos (Pagina 85).
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A\ cuipano

Perda do grau de protegéo do aparelho

Danos no aparelho devido a gabinete aberto ou fechado incorretamente. O grau de protegédo do aparelho indicado na
placa de caracteristicas ou no capitulo "Dados técnicos (Pagina 85)" deixa de estar assegurado.

e Certifique-se de que o aparelho esta bem fechado.

Ver também

Ligar o aparelho (Pagina 71)

3.2 Desmontagem

A Aviso

Desmontagem incorreta

Os seguintes perigos podem resultar da desmontagem incorreta:

- Leséao por choque elétrico

- Perigo pelos fluidos emergentes, quando conectados ao processo
- Perigo de explosao em area explosiva

Para desmontar corretamente, observe o seguinte:

e Antes de comecar a trabalhar, certifique-se de ter desligado todas as variaveis fisicas tais como pressao, temperatura,
eletricidade etc. ou que elas tenham um valor inofensivo.

e Se o dispositivo contiver fluxos perigosos, devera ser esvaziado antes da desmontagem. Certifique-se de que nao
sejam liberados fluidos ambientalmente perigosos.

e Fixe as conexdes restantes para que n&do haja danos caso o processo seja iniciado acidentalmente.

3.3 Montagem (exceto nivel de enchimento)

3.31 Indicagbes sobre a montagem (exceto nivel de enchimento)
Requisitos

Indicago

Compare os dados de operagao desejados com os dados na placa de identificagao.
Na montagem do selo remoto, respeite também as indicagdes existentes no mesmo.

Indicagdo

Proteja o transdutor de presséo de:

e Radiacéo térmica direta

e Oscilagdes rapidas de temperatura
e Poluigao forte

¢ Danificagdo mecanica

e Radiagéao solar direta

O local de montagem deve apresentar as seguintes caracteristicas:
® Ser facilmente acessivel

e Estar o mais proximo possivel do local de medigao

e FEstar isento de vibragdes

e Estar dentro dos valores da temperatura ambiente permitidos
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Disposi¢do de montagem

Por norma, o transdutor de pressao pode estar posicionado por cima ou por baixo do ponto de retirada de pressao. A
disposicéo recomendada depende do estado do médulo do meio.

Disposi¢do de montagem para gases
Instale o transdutor de press&o por cima do ponto de retirada de presséo.

Disponha o tubo de pressdo com uma inclinagao constante em relagéo ao ponto de retirada de presséo, para que o
condensado que se forma no tubo principal possa escoar e o valor de medi¢ao ndo seja falsificado.

Disposi¢do de montagem para vapor ou liquido
Instale o transdutor de presséo por baixo do ponto de retirada de presséao.

Disponha o tubo de pressdo com uma ascensao constante em relagdo ao ponto de retirada de presséo, para que as
inclusdes de gas no tubo principal possam sair.

3.3.2 Montar (exceto nivel de enchimento)

Indicagdo
Danificag@o da célula de medigéo

Nao rode na caixa ao montar a ligagéo do processo do transdutor de presséo. A célula de medigéo pode ficar danificada ao
rodar na caixa.

Aparafuse bem as porcas roscadas da célula de medigdo com uma chave de fendas para evitar danos no aparelho.

Procedimento

Fixe o transdutor de pressao a ligagdo do processo com uma ferramenta adequada.

Ver também

Introdugdo Colocagao em servigo (Pagina 74)
3.3.3 Fixacao

Fixacdo sem angulo de montagem

Pode fixar o transdutor de pressao diretamente a ligagcao do processo.

Fixacdo com angulo de montagem

Pode fixar o angulo de montagem dos seguintes modos:

o Numa parede ou numa armagado de montagem com dois parafusos

e Com um arco tubular num tubo de montagem disposto na horizontal ou na vertical (& 50 a 60 mm)

O transdutor de pressao é fixo no angulo de montagem com dois parafusos fornecidos.
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Esquema 3-1 Fixacéo do transdutor de pressdo com angulo de fixagéo

lo de fixagao no exemplo de presséao diferencial com tubos de

Esquema 3-2 Fixagao do transdutor de pressao com &ngu

diferencial horizontais

pressao
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Esquema 3-3 Fixagdo com angulo de montagem no exemplo de pressao diferencial com tubos de pressao diferencial

verticais
3.4 Montagem "Nivel de enchimento"

3.4.1 Indicagdes sobre a montagem para o nivel de enchimento
Requisitos

Indicagdo

Compare os dados de operagao desejados com os dados na placa de identificagao.
Na montagem do selo remoto, respeite também as indicacdes existentes no mesmo.

Indicagdo

Proteja o transdutor de presséo de:

e Radiaco térmica direta

e Oscilagdes rapidas de temperatura
e Poluigao forte

¢ Danificagdo mecanica

e Radiagéao solar direta

Indicagdo
Seleciona a altura do flange de montagem de forma a que o transdutor de pressao fique sempre montado por baixo da
altura de enchimento mais baixa a medir.

O local de montagem tem de apresentar as seguintes caracteristicas:
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® Ser facilmente acessivel
e Estar tdo préximo quanto possivel do local de medi¢ao
e FEstar isento de vibragdes

® Estar dentro dos valores da temperatura ambiente permitidos

3.4.2 Montar para o nivel de enchimento

Indicagdo
Para a montagem necessita de vedagdes. As vedagdes tém de ser compativeis com o meio a medir.
As vedagdes nao estao incluidas no escopo de fornecimento.

Procedimento
Para montar o transdutor de presséo para o nivel de enchimento, proceda da seguinte forma:

1. Coloque a vedagéao no contraflange do recipiente.

Certifique-se de que a vedacgao fica centrada e de que nao limita a mobilidade da membrana de separagao do flange em
nenhum ponto, caso contrario a estanqueidade da ligagao do processo néo fica assegurada.

2. Aparafuse o flange do transdutor de pressao.

Respeite a posi¢gdo de montagem.
3.4.3 Ligagao do tubo da pressao negativa

Montagem no recipiente aberto
Na medigcao em recipientes abertos ndo & necessario qualquer tubo, pois a cAmara negativa esta ligada a atmosfera.

Proteja os bocais de conexdo da entrada de sujeira. P. ex. mediante a utilizagdo de parafusos de fechamento com valvula
de despressurizagdo 7MF4997-1CP.

Férmula:

Fim d dica Inicio da medigéo: pmMa=p-Qg- hU
T Fim da medig&o: pue=p - g - ho

Disposicdo de medigéo no recipiente aberto

hu Altura de enchimento inferior Apwa Inicio da medigéo

ho Altura de enchimento superior Apwme Fim da medigéo

p Pressao p Densidade da substéncia de medig&o no recipiente
g Aceleragao devido a gravidade
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Montagem no recipiente fechado

Na medicao em recipientes fechados sem ou com pouca formagao de condensado, o tubo da presséo negativa nao fica
cheio. Disponha o tubo de forma a impossibilitar a formagéo de sacos de condensado. Se necessario, tera de montar um

recipiente de condensacgéo.

Estatico
v \ N
Pressao Tubo de pressao
[ negativa cheio de gas
Nivel maximo :l: | q \
Fim da medigéo
[ Inicio da medigéo
h, 'T

Linha de referéncia do

\ / conversor de medigao

Disposigao de medigao no recipiente fechado (nenhuma ou pouca
separacao de condensado)

hu Altura de enchimento inferior Apwma
ho Altura de enchimento superior Apwme
p Pressao p

g

Férmula:
Inicio da medigao: Apma=p-g- hu
Fim da medicdo: Apme =p - g - ho

Inicio da medigao

Fim da medicao

Densidade da substancia de medigao no recipiente
Aceleracéo devido a gravidade

Na medicdo em recipientes fechados com forte formagédo de condensado é necessario que o tubo da presséo negativa
figue cheio (geralmente com o condensado da substancia de medi¢édo) e que esteja montado um depdsito de
compensacgao. Pode bloquear o aparelho p. ex. através do bloco de valvulas duplo 7MF9001-2.

Estatico
Presséom/ \ Mivel de
[T comparagéo
constante

Nivel maximo |

Fim da medigao tubo de presséo negativa
I cheio de liquido T

-

Iq— :}'—..I
=

Linha de referéncia -

\ / do conversor de medi(;éoz E |

Férmula:

Inicio da medigao:
Apva=g - (hu-p-hv-p')
Fim da medigao:
Apva=g - (ho p-hv-p')

Disposigao de medigéo no recipiente fechado (forte formagao de condensado)

hu Altura de enchimento inferior Apwma

68

Inicio da medigao
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ho Altura de enchimento superior Apwme Fim da medigéo

hy Distancia dos bocais p Densidade da substéncia de medig&o no recipiente
p Presséao p' A densidade do liquido no tubo da pressao
negativa corresponde a temperatura dominante no
local
g Aceleragéo devido a gravidade

A ligagao do processo do lado negativo € uma rosca interna '/4-18 NPT ou um flange oval.

Faga o tubo para a pressao negativa p. ex. de um tubo de ago sem costuras de 12 mm x 1,5 mm.

4 Ligagao
4.1 IndicagGes basicas de seguranga

A Aviso

Cabos e/ou aparafusamentos de cabos inadequados
Perigo de explosdo em zonas com risco de exploséo.

e Utilize apenas cabos e aparafusamentos de cabos adequados de acordo com os requisitos referidos no capitulo
"Dados técnicos (Pagina 85)".

e Aperte os aparafusamentos de cabos de acordo com os torques indicados no capitulo "Dados técnicos (Pagina 85)".
e Ao substituir aparafusamentos de cabos, utilize apenas aparafusamentos de cabos do mesmo tipo.
o Verifique o aperto correto dos cabos apés a instalagéo.

A viso

Tens&o elétrica perigosa em caso de contato nas versdes com 4 condutores adicionais
Perigo de choque elétrico devido a conex&o elétrica incorreta.
e Ao efetuar a conexao elétrica, respeite as indicagdes nas instrugdes de funcionamento dos 4 condutores adicionais.

Ver também

Dados técnicos (Pagina 85)

A Aviso

Suprimento de corrente incorreto

Perigo de explosao em areas de risco em resultado de um suprimento de corrente incorreto, por exemplo, usando corrente
continua em vez de corrente alternada.

e Conecte o aparelho de acordo com o suprimento de corrente e circuitos de sinal especificados. As especificagdes
relevantes podem ser encontradas nos certificados, no Capitulo "Dados técnicos (Pagina 85)" ou na placa de
identificacao.

A Aviso

Alimentacao de baixa tensdo insegura
Perigo de explosdo em zonas com risco de explosao devido a descargas disruptivas.
e Ligue o aparelho a uma alimentagao de baixa tensdo com separagao segura (SELV).
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A Aviso

Falta de ligagdo equipotencial
Perigo de explosao devido a correntes de compensagao ou de igni¢ao por falta de ligagao equipotencial.
o Certifique-se de que o aparelho tem ligagao equipotencial.

Excegao: Podera ser admissivel omitir a conexao da ligagdo equipotencial para aparelhos com o tipo de protegéo
"Seguranga intrinseca Ex i".

A Aviso

Extremidades de cabos desprotegidas
Perigo de explosdo em zonas com risco de explosao devido a extremidades de cabos desprotegidas.
e Proteja as extremidades de cabos n&o utilizadas de acordo com CEI/EN 60079-14.

A Aviso

Colocacéo incorreta de cabos blindados

Perigo de explosao devido a correntes de compensagao entre a area de risco e a area segura.

e Os cabos blindados que passam pela area de risco devem ser aterrados somente em uma extremidade.
e Se for necessario aterramento em ambas as extremidades, use um condutor de ligagdo equipotencial.

A Aviso

Ligar o aparelho sob tenséo
Perigo de explosdao em zonas com risco de exploséo.
e Nas zonas com risco de explosao, ligue o aparelho apenas num estado isento de tensao.

Excegdes:
e Os circuitos de corrente com limitagédo de energia podem ser ligados em zonas com risco de explosdo mesmo estando
sob tensao.

e Para o grau de protegao contra igni¢cao "sem faiscas" nA (zona 2) estao reguladas excegdes no respectivo certificado.

A ~viso

Seleg¢ao incorreta do tipo de protegao

Perigo de explosao em areas sujeitas a risco de explosao.

Este aparelho esta aprovado para varios tipos de protecao.

1. Decida a favor de um tipo de protegao.

2. Conecte o aparelho de acordo com o tipo de protecéo selecionado.

3. Para evitar um uso incorreto posterior, torne permanentemente irreconheciveis os tipos de protegéo n&o usados na
placa de identificagao.

ATENGAO
Temperatura ambiente demasiado alta
Danos no involucro de cabo.

e A uma temperatura ambiente de = 60 °C (140 °F), use cabos resistentes ao calor indicados para uma temperatura
ambiente, pelo menos, 20 °C (36 °F) superior.

ATENCAO
Valores de medig¢&o incorretos com aterramento incorreto

Nao é permitido ligar o aparelho a terra através da ligagéo "+". Tal pode provocar mau funcionamento com danos
permanentes no aparelho.

e Se necessario, ligue o aparelho a terra através da ligagao "-".
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Indicagdo
Compatibilidade eletromagnética (CEM)
Pode usar este dispositivo em ambientes industriais, domésticos e pequenos estabelecimentos comerciais.

Para as caixas de metal ha uma compatibilidade eletromagnética aumentada em comparagao com radiagao de alta
frequéncia. Esta protegao pode ser aumentada aterrando a caixa, ver capitulo "Dados técnicos (Pagina 85)".

Indicagdo

Melhoria da imunidade a interferéncia

e Disponha os cabos de sinal separadamente dos cabos com tensdes > 60 V.

e Use cabos com fios trangados.

e Mantenha o dispositivo e os cabos afastados de campos eletromagnéticos fortes.

e Use cabos blindados para garantir a especificagao completa de acordo com HART.

e Consulte Informagbes de comunicagdo HART no capitulo "Dados técnicos (Pagina 85)".

4.2 Ligar o aparelho

Abrir o aparelho

1. Solte o dispositivo de seguranga da tampa, caso haja, com uma chave sextavada interior de 3 mm.

2. Desaparafuse a tampa do compartimento de ligagéo elétrica. A caixa esta identificada de lado com "FIELD
TERMINALS".

Ligar o aparelho

1. Insira o cabo de ligagao através do aparafusamento de cabo ®.

2. Ligue o aparelho a instalagao através da ligagao de condutor de protegao existente @.

3. Ligue os cabos aos bornes de conexao @ "+ e,
Tenha atengéo a polaridade! Se necessario, ligue o aparelho a terra através da ligagédo "-", unindo a ligagéo "-" com o

borne de aterramento @

4. Se necessario, coloque a blindagem no parafuso do borne de aterramento ©. Este esta ligado eletricamente a ligagéao
de condutor de protecao exterior.
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HART | PROFIBUS PA / Foundation™ Fieldbus FF

O) Separador de alimentagdo com carga montada ® Dispositivo de seguranga da tampa
® Energia auxiliar @) Ligagéo de condutor de protegao/
borne de compensagéo do potencial
® Entrada de cabos para a energia auxiliar/saida Ligagcéo do processo
analdgica
® Bornes de conex&o ® Borne de aterramento
® Plugue para teste para instrumento de medi¢do de PROFIBUS PA / Foundation™ Fieldbus FF

corrente continua ou possibilidade de ligagao para
indicacdo externa (indisponivel no PROFIBUS PA e
Foundation™ Fieldbus FF)

Conexao elétrica, alimentagéo de corrente

Fechar o aparelho

1. Aparafuse as tampas @ @ até ao encosto.

2. Fixe as duas tampas com os respectivos dispositivos de segurancga ®6.

Feche a cobertura das teclas @

W

Aperte os parafusos da cobertura para as teclas.

Verifique a estanqueidade de acordo com o tipo de protegéo do tampao cego® e do aparafusamento de cabo @.

i
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@ Cobertura das teclas @ Tampao cego
@) Aparafusamento de cabo ® Dispositivo de seguranga da tampa (dianteiro)
® Dispositivo de seguranga da tampa (traseiro) @ Tampa (dianteira), opcionalmente com janela de
observagao
@ Tampa (traseira) para o compartimento de ligagéo Dispositivo de seguranga da tampa em caixas de
elétrica aco inoxidavel

Esquema 4-1 Vista do transdutor de pressdo: esquerda: vista traseira, direita: vista dianteira

5 Colocagao em servigo

5.1 IndicagGes basicas de seguranga

Gases e liquidos téxicos

Perigo de intoxicagao ao ventilar o dispositivo: Se os fluidos téxicos do processo forem medidos, podem ser libertados
gases e liquidos toxicos.

¢ Antes da ventilagado, garanta que ndo ha gases ou liquidos toxicos no dispositivo ou tome as medidas de seguranga
indicadas.

A Aviso

Comissionamento inadequado em areas de risco
Falha do aparelho ou perigo de explosdo em areas de risco.

¢ Na&o comissione o aparelho antes de estar completamente montado e conectado de acordo com as informacdes do
Capitulo "Dados técnicos (Pagina 85)".

¢ Antes do comissionamento, tenha em consideragéo o efeito sobre outros aparelhos do sistema.
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A Aviso

Abrir 0 aparelho no estado energizado

Perigo de explosao em areas sujeitas a risco de explosao.

e O aparelho s6 devera ser aberto no estado desenergizado.

¢ Antes do comissionamento verifique se a cobertura, fechos da cobertura e entradas dos cabos estdao montados de
acordo com as diretivas.

Excegdo: Os aparelhos com o tipo de protegéo "Segurancga intrinseca Ex i" também podem ser abertos no estado

energizado em areas de risco.

Indicagdo
Superficies muito quentes

Perigo de queimaduras devido as superficies muito quentes com temperaturas elevadas da substancia de medicéo e
temperaturas ambientes elevadas.

e Adote medidas de protecao correspondentes, p. ex. utilizando luvas de protegéo.

5.2 Introducado Colocacédo em servigo

O transdutor de pressao fica operacional imediatamente apds a colocagao em servico.

Para se obter valores de medig¢ao estaveis, o transdutor de pressdo tem de aquecer durante aprox. 5 minutos apos a
ligacdo da tensdo de alimentagdo. Durante a ligagéo, o transdutor de pressao passa por uma rotina de inicializagao
(indicagdo do display no fim: "Init done"). Se o transdutor de pressédo nao sair da rotina de inicializagao, verifique a energia
auxiliar.

Os dados de operagao tém de coincidir com os valores indicados na placa de identificagao. O transdutor de pressao fica em
operacao quando a energia auxiliar é ligada.

Os seguintes casos de colocagao em servico devem ser entendidos como exemplos tipicos. Poderao ser sensatas outras
disposi¢cbes em fungdo da configuracédo do sistema.

5.3 Pressao relativa, pressao absoluta da série pressao diferencial e
pressao absoluta da série pressao relativa

5.3.1 Colocar em servigo com gases

Disposicdo comum Disposicéo especial
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Medicao de gases por cima do ponto de retirada de pressdo Medigdo de gases por baixo do ponto de retirada de presséo

O) Transdutor de pressao ® Tubo de pressao

® Valvula de isolamento ® Valvula de bloqueio

® Valvula de bloqueio para o processo @ Valvula de bloqueio (opcional)

® Valvula de blogueio para a conexao de teste ou para(g) Deposito de condensado (opcional)
0 parafuso de purga ® Valvula de descarga

Requisito

Todas as valvulas estao fechadas.

Procedimento

Para colocar o transdutor de press&o em servigo com gases, proceda do seguinte modo:
1. Abra a valvula de bloqueio para a conexao de teste @.

2. Introduza a pressao que corresponde ao inicio da medigao através da conexao de teste da valvula de isolamento @ no
transdutor de pressao @

3. Verifique o inicio da medigao.

4. Se o inicio da medicao divergir do valor desejado, corrija-a.
5. Feche a vélvula de bloqueio para a conexao de teste @.

6. Abra a valvula de bloqueio ® no ponto de retirada de presséao.
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7. Abra a valvula de blogueio para o processo ®.

5.3.2 Colocar em servigo com vapor e liquido

CISICIGICIOICIS,

Transdutor de presséo

Valvula de isolamento

Valvula de bloqueio para o processo

Valvula de bloqueio para a conexao de teste ou para o parafuso de purga
Tubo de presséao

Valvula de bloqueio

Valvula de purga

Depdsito de compensagéo (apenas com vapor)

Esquema 5-1 Medigéo de vapor

Requisito

Todas as valvulas estao fechadas.

Procedimento

Para colocar o transdutor de pressdo em servigo com vapor e liquido, proceda do seguinte modo:

1.
2.

I

76

Abra a valvula de blogueio para a conexao de teste @.

Introduza a pressao que corresponde ao inicio da medigao através da conexao de teste da valvula de isolamento @ no
transdutor de pressdo (.

Verifique o inicio da medigao.

Se o inicio da medic¢ao divergir do valor desejado, corrija-a.
Feche a valvula de blogueio para a conexédo de teste @.
Abra a valvula de bloqueio ® no ponto de retirada de presséao.

Abra a valvula de bloqueio para o processo ®.
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5.4 Pressao diferencial e fluxo

5.4.1 Indicagbes de seguranga para a colocagado em servigo com pressao diferencial e
fluxo

A Aviso

Operagao incorreta ou inadequada

Se os parafusos de fechamento estiverem em falta ou ndo estiverem bem apertados, e/ou se as valvulas forem operadas
de forma incorreta ou inadequada, podem ocorrer ferimentos corporais graves ou danos materiais consideraveis.

Medidas
o Certifique-se de que o parafuso de fechamento e/ou a valvula de despressurizagao esta aparafusado e bem apertado.
e Certifique-se de que as valvulas sdo operadas de forma correta e adequada.

542 Colocar em servigo com gases
Disposigdo comum Disposigao especial

O) Transdutor de pressao ® Valvulas de bloqueio

® Valvula de compensagao @ Valvulas de descarga

®), @ Valvulas de pressao diferencial Depdsitos de condensado (opcional)
® Tubos de pressao diferencial ©) Sensor de pressao diferencial
Transdutor de pressao por cima do sensor de Transdutor de pressao por baixo do

pressao diferencial sensor de pressao diferencial
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Requisito

Todas as valvulas de bloqueio estao fechadas.

Procedimento

Para colocar o transdutor de pressdo em servigo com gases, proceda do seguinte modo:

1.
2.

w

Abra as duas valvulas de bloqueio ® no bocal de retirada de presséo.
Abra a valvula de compensacao @

Abra a valvula de press3o diferencial (& ou @).

Verifique e, se necessario, corrija no inicio da medi¢do 0 kPa o ponto de zero (4 mA).

Feche a valvula de compensacéo @.

. Abra a outra valvula de pressao diferencial (@ ou @).

54.3 Colocar em servico com liquidos
Disposi¢gdo comum Disposigéo especial

X®

@X N @ X@

+

® @ G

O) Transdutor de pressao @ Valvulas de descarga

® Vélvula de compensacao Coletor de gas (opcional)
®,® Valvulas de pressao diferencial ©) Sensor de pressao diferencial
® Tubos de pressao diferencial Valvulas de despressurizagéo

Valvulas de bloqueio

Transdutor de pressao por baixo do sensor de pressdo  Transdutor de pressao por cima do
diferencial sensor de pressao diferencial

Requisito

Todas as valvulas estédo fechadas.

78
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Procedimento

Liquidos toxicos
Perigo de intoxicagdo ao despressurizar o aparelho.

Ao medir substancias de medic¢ao toxicas com este aparelho, podem ser libertados liquidos toxicos durante a
despressurizagao.

¢ Antes de efetuar a despressurizagao, certifique-se de que nao existem liquidos téxicos dentro do aparelho, ou adote
medidas de seguranga adequadas.

Para colocar o transdutor de pressdo em servigo com liquidos, proceda do seguinte modo:
1. Abra as duas valvulas de bloqueio ® no bocal de retirada de pressao.
2. Abra a valvula de compensagao @.

3. No transdutor de pressao por baixo do sensor de pressdo diferencial abra um pouco as duas valvulas de purga @
consecutivamente, até que saia liquido sem ar.
No transdutor de presséo por cima do sensor de presséo diferencial abra um pouco as duas valvulas de

despressurizagao consecutivamente, até que saia liquido sem ar.
4. Feche as duas valvulas de descarga @ ou valvulas de despressurizagao .

5. Abra um pouco a valvula de pressao diferencial (® e avalvula de despressurizagado do lado positivo do transdutor de
pressao @ até que saia liquido sem ar.

6. Feche a valvula de despressurizagao.

7. Abra um pouco a valvula de despressurizagdo do lado negativo do transdutor de pressao @, até que saia liquido sem
ar.

8. Feche a valvula de pressao diferencial @
9. Abra um pouco a valvula de pressao diferencial @, até que saia liquido sem ar, e depois feche-a.
10. Feche a valvula de despressurizacdo do lado negativo do transdutor de pressao @.

11. Abra a valvula de presséo diferencial @ em Y% volta.

12. Num inicio da medi¢ao de 0 kPa verifique o ponto de zero (4 mA) e corrija-o se existirem divergéncias.
13. Feche a valvula de compensagao @.

14. Abra totalmente as valvulas de pressao diferencial (@ e @).
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544 Colocar em servigo com vapor

Transdutor de pressao
Valvula de compensacgéo

, @ Vvalvulas de pressao diferencial
Tubos de pressao diferencial
Valvulas de bloqueio

Valvulas de descarga

Depdsitos de compensagéo

Sensor de pressao diferencial/tampa
Isolacéo

@O
CICIOIC)

Esquema 5-2 Medigcéo de vapor

Requisito

Todas as valvulas estédo fechadas.

Procedimento

A Aviso

Vapor quente
Perigo de ferimentos e danos no aparelho.

Se a valvula de compensagao @ for aberta em simultaneo com as valvulas de bloqueio ® e valvula de pressao
diferencial @ abertas, o transdutor de pressao @ pode ficar danificado devido a saida de vapor.
e Para a colocagdo em servigo, siga os passos de trabalho do procedimento descritos.

A Aviso

Vapor quente
Perigo de ferimentos.

Para limpar o tubo pode abrir as valvulas de descarga @) por breves instantes, no processo podera sair vapor quente.

e Abrir as valvulas de descarga @) apenas por breves instantes e fechar antes que sai vapor.

Para colocar o transdutor de press&o em servigco com vapor, proceda do seguinte modo:
1. Abra as duas valvulas de bloqueio @ no bocal de retirada de presséao.
2. Abra a valvula de compensacgio @.

3. Aguarde até que o vapor nos tubos de presséo diferencial ® e nos depositos de compensagao esteja condensado.
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10.
11.

12.
13.
14.

15.

6

Abra um pouco a valvula de pressao diferencial ® e avalvula de despressurizagao do lado positivo do transdutor de
pressio (D, até que saia condensado sem ar.

Feche a valvula de despressurizagao.

Abra um pouco a valvula de despressurizagao do lado negativo do transdutor de presséo @, até que saia condensado
sem ar.

Feche a valvula de pressao diferencial @
Abra um pouco a valvula de pressao diferencial @ até que saia condensado sem ar, e depois feche-a.
Feche a valvula de despressurizagao do lado negativo @.

Abra a valvula de press3o diferencial @ em % volta.

Verifique e, se necessario, corrija o ponto de zero (4 mA) com inicio de medigéo 0 kPa.
O resultado da medigao s6 esta sem erros, se nos tubos de pressao diferencial &) existirem colunas de condensado da

mesma altura e com a mesma temperatura. Se necessario, o ajuste a zero devera ser repetido quando estas condigdes
estiverem preenchidas.

Feche a valvula de compensacéo @.

Abra totalmente as valvulas de pressao diferencial @ e @

Para limpar o tubo pode abrir as valvulas de descarga @ por breves instantes.

Feche a valvula de descarga @ antes que sai vapor.

Conservagao e manutengao

6.1 IndicagOes basicas de seguranca

A viso

Reparo ndo autorizado de dispositivos protegidos contra exploséo
Perigo de explosao em areas sujeitas a risco de explosao.

O reparo deve ser exclusivamente efetuado por pessoal autorizado da Siemens.

A viso

Acessorios e pegas de reposi¢cao ndo permitidos
Perigo de explosao em areas sujeitas a risco de explosao.

Use somente acessorios ou pegas de reposigao originais.

Observe todas as instrugdes de instalagdo e de seguranca relevantes descritas nas instru¢gdes do aparelho ou
incluidas com o acessorio ou pega sobressalente.

A Aviso

Manutengao durante a operagao continua em uma area de risco
Existe um risco de explosdo ao efetuar trabalhos de reparagéo e manutengéo no aparelho em uma area de risco.

Isole o aparelho da alimentagé&o elétrica.

_Ou_

Certifique-se de que a atmosfera ndo é explosiva (autorizagdo para trabalhos a quente).
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A Aviso

Comissionamento e operagdo com erro pendente
Se surgir uma mensagem de erro, a operagao isenta de falhas no processo nao pode mais ser garantida.
o Verifique a gravidade do erro.
e Corrija o erro.
e Se 0 erro persistir:
— Coloque o aparelho fora de servigo.
— Impega um novo comissionamento.

A Aviso

Fluidos quentes, tdxicos ou corrosivos do processo
Perigo de lesbes durante a manutengao.
Quando se trabalha na conexao do processo, podem ser liberados fluidos quentes, toxicos ou corrosivos.

e Enquanto o dispositivo estiver sob press&o, ndo solte as conexdes do processo e ndo remova as pegas que estiverem
pressurizadas.

e Antes de abrir ou remover o dispositivo, certifique-se de que os fluidos do processo n&o sejam liberados.

A Aviso

Conexao incorreta apds a manutengéo

Perigo de explosao em areas sujeitas a risco de explosao.
e Conecte o aparelho corretamente ap6és a manutengao.
e Feche o aparelho apo6s os servigos de manutencéo.
Consulte o Capitulo "Ligar o aparelho (Pagina 71)".

A Aviso

Utilizagdo de computador em uma area de risco
Se a interface para o computador for usada na area de risco, ha perigo de exploséo.
e Assegure-se de que a atmosfera livre de explosao (licenga para trabalhos a quente).

A\ cupano

Anular o bloqueio das teclas
As alteragdes indevidas dos parametros podem influenciar a seguranga do processo.

o Certifiqgue-se de que nos aparelhos para aplicagdes técnicas de seguranga, o bloqueio de teclas sé é anulado por
pessoal autorizado.

A\ cupano

Superficies aquecidas

Perigo de queimadura durante trabalhos de manutengdo em pegas com temperaturas da superficie superiores a 70 °C
(158 °F).

e Tome as devidas medidas de protecao, por exemplo, use luvas.

¢ Depois de efetuar a manutengao, reinstale as medidas de prote¢ao contra o toque.
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A Aviso

Tens&o perigosa no aparelho aberto nas versées com 4 condutores adicionais
Perigo de choque elétrico se a caixa for aberta ou se forem retiradas pegas da caixa.
¢ Isente o aparelho de tenséo antes de abrir a caixa ou de retirar pecas da mesma.

e Se for necessario efetuar uma manutengéo sob tensao, respeite as medidas especiais de precaugdo. Solicite ao
pessoal qualificado que realize os trabalhos de manutencéo.

6.2 Trabalhos de manutengéao e de reparacao

6.2.1 Definir intervalo de manutengao

A Aviso

Intervalo de manutengéao nao definido
Falha do aparelho, danos no aparelho e perigo de ferimentos.

¢ Defina um intervalo de manutencéo para verificagdes periddicas em fungéo da utilizagdo do aparelho e segundo
alguns valores empiricos.

¢ O intervalo de manutengao também é influenciado p. ex. pelo local de emprego devido a resisténcia a corrosao.

6.2.2 Verificar as vedacgoes

Verificar as vedacg6es em intervalos regulares

Indicagdo
Substituicdo inadequada de vedagdes

Sao exibidos valores de medigao incorretos. O inicio da medigao pode ser deslocado devido a substituicdo de vedagdes de
uma capa de pressdo com célula de medi¢do da presséo diferencial.

e A substituicdo das vedagbes em aparelhos com célula de medi¢ao da presséao diferencial s pode ser efetuada por
pessoal autorizado pela Siemens.

Indicagdo
Utilizagdo inadequada de vedagdes

A utilizagdo de vedagdes incorretas nas ligagdes do processo niveladas na frente pode originar erros de medicéao e/ou
danos na membrana.

e Utilize exclusivamente vedagdes adequadas de acordo com as normas da ligagdo do processo ou vedagdes
recomendadas pela Siemens.

1. Limpe a caixa e as vedagoes.
2. Controle a caixa e as vedagdes quanto a existéncia de fissuras e danos.

3. Se necessario, lubrifique as vedagoes.
- Ou -

4. Substitua as vedagoes.

6.2.3 Indicagao em caso de interferéncia
Verifique ocasionalmente o inicio da medigéo do aparelho.
No caso de uma interferéncia, faga a distingdo entre os seguintes casos:
e O autoteste interno detectou um erro, p. ex. ruptura do sensor, erro de hardware/erro de firmware.
Indicagbes:
— Display: indicagao "ERROR" e painel eletrénico com texto de erro
— Saida analdgica: definicdo de fabrica: corrente de falha 3,6 ou 22,8 mA
Ou consoante a parametrizagéo
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— HART: descodificacao detalhada dos erros para indicagdo no comunicador HART ou SIMATIC PDM

® Erro grave de hardware, o processador n&o trabalha.

Indicagdes:

— Display: nenhuma indicagéo definida

— Saida analdgica: corrente de falha < 3,6 mA
Se existir um defeito, podera substituir a eletrénica do aplicativo mediante a observagéo das indicagbes de aviso e das
presentes instrugdes de funcionamento.

6.3 Limpeza

A Aviso

Camadas de poeira com mais de 5 mm

Perigo de explosdo em areas de risco. O aparelho pode sobreaquecer devido ao acumulo de poeira.
e Remova as camadas de poeira com mais de 5 mm.

ATENGAO
Entrada de umidade no interior do aparelho
Danos no aparelho.

e Durante os trabalhos de limpeza e de manutengéo, certifique-se de que ndo entra qualquer umidade para dentro do
aparelho.

6.3.1 Limpar a caixa

Limpar a caixa

® Limpe o exterior da caixa e a janela de indicagdo com um pano umedecido com agua ou um produto de limpeza suave.

® Nao utilize agentes de limpeza agressivos ou solventes. Isso poderia danificar os componentes de plastico ou as
superficies pintadas.

A Aviso

Carga eletrostatica

Perigo de explosdo em areas de risco, se houver formagao de cargas eletrostaticas, por exemplo, durante a limpeza de
superficies em plastico com um pano seco.

o Evite formar cargas eletrostaticas em areas explosivas.

6.3.2 Fazer a manutengao do sistema de medi¢gao do selo remoto
Geralmente, o sistema de medigéo do selo remoto ndo necessita de qualquer manutengao.

No caso de substancias de medigdo contaminadas, viscosas ou cristalizaveis podera ser necessario limpar a membrana de
tempos a tempos. As incrustagdes sé podem ser removidas da membrana com um solvente adequado. Nao utilizar

produtos de limpeza que sejam agressivos para o material. Cuidado, ndo danificar a membrana com ferramentas
pontiagudas.

ATENGAO

Limpeza inadequada da membrana

Danos no dispositivo. A membrana pode ficar danificada.

¢ Na&o utilize objetos afiados ou duros para limpar a membrana.

6.4 Procedimento de devolugao

Coloque a guia de remessa, a guia de devolugao e a declaragdo de descontaminagdo numa bolsa transparente bem fixa do
lado exterior da embalagem. Os aparelhos/pecas de reposi¢gao que séo devolvidos sem uma declaragéo de

SITRANS P DS 111/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. TMF4.35..)
84 A5E03693760-03, 05/2015




descontaminacao, serdo limpos corretamente, ficando os custos a seu encargo, antes de qualquer processamento
posterior. Para mais informagdes, ver manual de instrugdes.

Ver também

Declaragao de descontaminagéo (http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination)

Guia de devolucao (http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote)

6.5 Eliminagao

Os dispositivos identificados com este simbolo ndo podem ser descartados nos
servigos de eliminagéo de residuos municipais de acordo com a diretiva 2002/96/CE
de residuos de equipamentos elétricos e eletronicos (REEE).

Podem ser devolvidos ao fornecedor dentro da CE ou a um servigo de eliminagao
aprovado localmente. Observe os regulamentos especificos validos no seu pais.

Indicagdo
Eliminagao especial necessaria
Este dispositivo inclui componentes que requerem eliminagao especial.

e Elimine o dispositivo devidamente, de forma a n&o prejudicar o ambiente, através de uma empresa local de gestao de
residuos.

7 Dados técnicos
71 Apresentagao geral dados técnicos
Introdugéo

A seguinte apresentacao geral dos dados técnicos pretende facultar um acesso rapido e coOmodo aos dados e indices
relevantes.

Nao se esqueca de que as tabelas incluem, em parte, os dados dos trés tipos de comunicacdo HART, PROFIBUS e
FOUNDATION™ Fieldbus. Em muitos casos, estes dados divergem entre si. Por conseguinte, devera atender ao tipo de
comunicagéo utilizado, quando empregar os dados técnicos.

Contetdo do capitulo

e Entrada do SITRANS P DS Il (Pagina 85)

e Entrada do SITRANS P410 (Pagina 91)

® Saida (Pagina 93)

® Condig¢des de utilizagao (Pagina 94)

e Estrutura construtiva (Pagina 97)

® |ndicagéao, teclado e energia auxiliar (Pagina 101)

e C(Certificados e aprovagdes (Pagina 102)

7.2 Entrada do SITRANS P DS Il

Entrada da pressao relativa

Grandeza de medigao Pressao relativa

Intervalo de medigao (ajustavel de forma Intervalo de medigao® Presséao de servigo Pressao de ensaio
continua) ou faixa de medicao, pressao de max. admissivel MAWP  max. admissivel
servico max. admissivel (segundo diretiva (PS)
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Entrada da presséao relativa

sobre aparelhos de presséo 97/23/CE) e
pressao de ensaio max. admissivel
(segundo DIN 16086) (na medicao de
oxigénio max. 100 bar e 60 °C de
temperatura ambiente /temperatura da
substancia de medig¢ao)

8,3 ... 250 mbar 4 bar 6 bar
0,83 ... 25 kPa 400 kPa 0,6 MPa
0,12 ... 3,6 psi 58 psi 87 psi
0,01 ... 1 bar 4 bar 6 bar
1...100 kPa 400 kPa 0,6 MPa
0,15 ... 14,5 psi 58 psi 87 psi
0,04 ... 4 bar 7 bar 10 bar
4 ... 400 kPa 0,7 MPa 1 MPa
0,58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
0,16 ... 16 bar 21 bar 32 bar
16 ... 1600 kPa 2,1 MPa 3,2 MPa
2,3 ... 232 psi 305 psi 464 psi
0,63 ... 63 bar 67 bar 100 bar
63 ... 6300 kPa 6,7 MPa 10 MPa
9,1 ... 914 psi 972 psi 1450 psi
1,6 ... 160 bar 167 bar 250 bar
0,16 ... 16 MPa 16,7 MPa 2,5 MPa
23 ... 2321 psi 2422 psi 3626 psi
4 ... 400 bar 400 bar 600 bar
0,4 ... 40 MPa 40 MPa 60 MPa
58 ... 5802 psi 5802 psi 8702 psi
7 ... 700 bar 800 bar 800 bar
0,7 ...70 MPa 80 MPa 80 MPa
102 ... 10153 psi 11603 psi 11603 psi

Limite de medigao inferior?

e (Célula de medigdo com enchimento de
oleo de silicone

30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a

e Célula de medi¢ao com liquido inerte

30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a

Limite de medicao superior

100 % do intervalo max. de medi¢éo (na medi¢do de oxigénio max.
100 bar/10 MPa/1450 psi e 60 °C de temperatura ambiente/temperatura da

substancia de medigéo)

Inicio da medigao

entre os limites de medigao (ajustavel de forma continua)

1) Para PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus encomende a faixa de medigdo nominal com a opgao de encomenda

YO1.

2)  Com células de medicéo de 250 mbar/25 kPa/3,6 psi, o limite inferior de medic¢éo é de 750 mbar a/75 kPa a/10,8 psi a.
A célula de medigao é a prova de vacuo até 30 mbar a/3 kPa a/0.44 psi a.

Entrada da pressao relativa, com membrana nivelada na frente

Grandeza de medigao

Pressao relativa

Intervalo de medigao (ajustavel de forma
continua) ou faixa de medigao, pressao de
servico max. admissivel e pressdo de
ensaio max. admissivel

Intervalo de medigéo?"

Presséao de servigo
max. admissivel MAWP
(PS)

Pressao de ensaio
max. admissivel

0,01 ... 1 bar
1...100 kPa
0,15 ... 14,5 psi

4 bar
400 kPa
58 psi

6 bar
0,6 MPa
87 psi
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Entrada da pressao relativa, com membrana nivelada na frente

0,04 ... 4 bar 7 bar 10 bar
4 ... 400 kPa 0,7 MPa 1 MPa
0,58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
0,16 ... 16 bar 21 bar 32 bar
0,06 ... 1600 kPa 2,1 MPa 3,2 MPa
2,3 ... 232 psi 305 psi 464 psi
0,6 ... 63 bar 67 bar 100 bar
0,06 ... 6,3 MPa 6,7 MPa 10 MPa
9,1 ... 914 psi 972 psi 1450 psi

Limite de medicao inferior

e Célula de medi¢cdo com enchimento de

6leo de silicone

100 mbar a/10 kPa a/1,45 psi a

e Célula de medi¢ao com liquido inerte

100 mbar a/10 kPa a/1,45 psi a

e Célula de medicao com Neobee

100 mbar a/10 kPa a/1,45 psi a

Limite de medig&o superior

100 % do intervalo max. de medicao

) Para PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus encomende a faixa de medi¢gdo nominal com a opgéo de encomenda

YO01.

Entrada da pressao absoluta, com membrana nivelada na frente

Grandeza de medigao

Pressao absoluta

Intervalo de medigao (ajustavel de forma
continua) ou faixa de medicao, pressao de
servico max. admissivel e presséo de

ensaio max. admissivel

Intervalo de medigao®

Presséao de servigo
max. admissivel MAWP
(PS)

Pressao de ensaio
max. admissivel

43 ... 1300 mbar a 2,6 bara 10 bar a
43 ..130kPaa 260 kPa a 1 MPa a
17 ... 525inH20 a 37,7 psia 145 psi a
160 ... 5000 mbar a 10 bar a 30 bar a
16 ... 500 kPa a 1 MPaa 3 MPa a
2,32...72,5psia 145 psi a 435 psi a
1...30bara 45 bar a 100 bar a
0,1...3MPaa 4.5 MPa 10 MPa a
14,5 ... 435 psia 653 psi a 1450 psi a

O intervalo de medicao pode divergir destes valores em fungéo da ligagao

do processo

Limite de medicao inferior

0 mbar a/kPa a/psi a

Limite de medigao superior

100 % do intervalo max. de medigéo

1) Para PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus encomende a faixa de medigdo nominal com a opgao de encomenda

YO1.

Entrada do transdutor de pressdo com ligagdo PMC

Grandeza de medigao

Presséao relativa

Intervalo de medigéo (ajustéavel de forma
continua) ou faixa de medigao, pressao de
servico max. admissivel e pressao de

ensaio max. admissivel

Intervalo de medigéo" 2

Pressdo de servigo
max. admissivel MAWP
(PS)

Presséao de ensaio
max. admissivel

0,01 ... 1 bar
1...100 kPa
0,15 ... 14,5 psi

4 bar
400 kPa
58 psi

6 bar
600 kPa
87 psi
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Entrada do transdutor de pressdo com ligagdo PMC

0,04... 4 bar 7 bar 10 bar
4 ... 400 kPa 700 kPa 1 MPa
0,58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
0,16 ... 16 bar 21 bar 32 bar
0,016... 1,6 MPa 2,1 MPa 3,2 MPa
2,3 ... 232 psi 305 psi 464 psi

Limite de medigéo inferior

e (Célula de medi¢gdo com enchimento de
6leo de silicone 2

100 mbar a/10 kPa a/1,45 psi a

e Célula de medicado com liquido inerte 2

100 mbar a/10 kPa a/1,45 psi a

e Célula de medigdo com Neobee 2

100 mbar a/10 kPa a/1,45 psi a

Limite de medigéo superior

100 % do intervalo max. de medicéo

1) Para PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus encomende a faixa de medigdo nominal com a opgédo de encomenda

YO1.

2)  No caso do estilo PMC Minibolt, ndo pode ajustar nenhum intervalo de medigao inferior a 500 mbar

Entrada da pressao absoluta (da série pressdo relativa)

Grandeza de medicéo

Pressao absoluta

Intervalo de medigao (ajustavel de forma
continua) ou faixa de medigao, pressao de
servico max. admissivel (segundo diretiva
sobre aparelhos de pressao 97/23/CE) e
pressao de ensaio max. admissivel
(segundo DIN 16086)

Intervalo de medigao®

Pressao de servigo
max. admissivel MAWP
(PS)

Pressao de ensaio
max. admissivel

8,3 ... 250 mbar a 1,5 bara 6 bar a
0,83 ..25kPaa 150 kPa a 600 kPa a
3...100inH20 a 21,8 psia 87 psia
43 ... 1300 mbar a 2,6 bar a 10 bar a
43 ...130kPaa 260 kPa a 1 MPa a
17 ... 525inH20 a 37,7 psia 145 psia
160 ... 5000 mbar a 10 bar a 30 bar a
16 ... 500 kPa a 1 MPa a 3 MPa a
2,32...72,5psia 145 psi a 435 psi a
1...30bara 45 bar a 100 bar a
0,1...3MPaa 4.5 MPa a 10 MPa a
14,5 ... 435 psia 653 psia 1450 psi a

Limite de medigéo inferior

e (Célula de medi¢gdo com enchimento de
oleo de silicone

0 mbar a/kPa a/psi a

e Célula de medi¢ao com liquido inerte

para temperatura da substancia de
medigdo -20 °C <3 <60 °C (-4 °F <
9 < +140 °F)

30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a

para temperatura da substancia de
medigéo 60 °C < 9 < 100 °C (max.
85 °C para célula de medicao

30 bar) (140 °F < 8§ < 212 °F (max.
185 °F para célula de medicao
435 psi))

30 mbar a + 20 mbar a * (3 - 60 °C)/°C
3kPaa+2kPaa-(9-60°C)°C
0,44 psia + 0,29 psi a * (9 - 108 °F)/°F

Limite de medicao superior

100 % do intervalo max. de medigéo (na medicéo de oxigénio max.
100 bar/10 MPa/1450 psi e 60 °C de temperatura ambiente/temperatura da

substancia de medigao)
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Entrada da pressdo absoluta (da série pressao relativa)

Inicio da medigao

entre os limites de medigao (ajustavel de forma continua)

1) Para PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus encomende a faixa de medigdo nominal com a opgao de encomenda

YO01.

Entrada da presséo absoluta (da série presséao diferencial)

Grandeza de medigao

Pressao absoluta

Intervalo de medigéo (ajustavel de forma
continua) ou faixa de medicao e pressao de
servico max. admissivel (segundo diretiva
sobre aparelhos de pressao 97/23/CE)

Intervalo de medigéo"

Pressao de servigo
max. admissivel MAWP (PS)

8,3 ... 250 mbar a 32 bar a
0,83 ...25kPaa 3,2 MPa a
3...100inH20 a 464 psi a
43 ... 1300 mbar a 32 bara
43 ..130kPaa 3,2 MPa a
17 ... 525 inH20 a 464 psi a
160 ... 5000 mbar a 32 bara
16 ... 500 kPa a 3,2 MPa a
2,32 ...72,5psia 464 psi a
1...30bara 160 bar a
0,1...3MPaa 16 MPa a
14,5 ...435psia 2320 psia
5,3...100 bar a 160 bar a
0,5...10 MPa a 16 MPa a
76,9 ... 1450 psi a 2320 psi a

Limite de medigao inferior

e Célula de medi¢gdo com enchimento de
6leo de silicone

0 mbar a /kPa a /psi a

e Célula de medi¢do com liquido inerte

para temperatura da substancia de
medigdo -20 °C <9 <60 °C (-4 °F <
3 < +140 °F)

30 mbar a /3 kPa a /0,44 psi a

para temperatura da substancia de
medicao 60 °C < § <100 °C (max.
85 °C para célula de medigao

30 bar) (140 °F < § <212 °F (max.
185 °F para célula de medigao
435 psi))

30 mbar a + 20 mbar a * (3 - 60 °C)/°C

3kPaa+2kPaa-+(9-60°C)°C

0,44 psia + 0,29 psia * (9 - 108 °F)/°F

Limite de medig&o superior

100 % do intervalo méax. de medi¢éo (na medi¢ao de oxigénio max.

100 bar/10 MPa/1450 psi e 60 °C de temperatura ambiente/temperatura da

substancia de medigao)

Inicio da medigao

entre os limites de medigcéo (ajustavel de forma continua)

1 Para PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus encomende a faixa de medi¢gdo nominal com a opgéo de encomenda

YO01.

Entrada de pressao diferencial e fluxo

Grandeza de medigao

Pressao diferencial e fluxo

Intervalo de medigao (ajustavel de forma

continua) ou faixa de medicao e pressao de

Intervalo de medigéo?"

Pressao de servigo max. admissivel
MAWP (PS)
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Entrada de pressao diferencial e fluxo

servico max. admissivel (segundo diretiva
sobre aparelhos de pressao 97/23/CE)

1... 20 mbar
0,1...2kPa
0,4015 ... 8,031 inH20

32 bar
3,2 MPa
464 psi

1 ... 60 mbar
0,1...6 kPa
0,4015 ... 24,09 inH20

160 bar
16 MPa
2320 psi

2,5 ... 250 mbar
0,2 ... 25 kPa
1,004 ... 100,4 inH20

6 ... 600 mbar
0,6 ... 60 kPa
2,409 ... 240,9 inH20

16 ... 1600 mbar
1,6 ... 160 kPa
6,424 ... 642,4 inH20

50 ... 5000 mbar
5 ... 500 kPa
20,08 ... 2008 inH20

0,3 ... 30 bar
0,03 ... 3 MPa
4,35 ... 435 psi

2,5 ... 250 mbar
0,25 ... 25 kPa
1,004 ... 100,4 inH20

420 bar
42 MPa
6091 psi

6 ... 600 mbar
0,6 ... 60 kPa
2,409 ... 240,9 inH20

16 ... 1600 mbar
1,6 ... 160 kPa
6,424 ... 642,4 inH20

50 ... 5000 mbar
5 ... 500 kPa
20,08 ... 2008 inH20

0,3 ... 30 bar
0,03 ... 3 MPa
4,35 ... 435 psi

Limite de medigéo inferior

Célula de medigdo com enchimento de
Oleo de silicone

-100 % da faixa de medigcdo maxima

(-33 % com célula de medicao 30 bar /3 MPa /435 psi) ou

30 mbar a /3 kPa a /0,44 psi a

Célula de medigéo com liquido inerte

para temperatura da substancia de
medigdo -20 °C <3 <60 °C (-4 °F <
9 < +140 °F)

-100 % da faixa de medigdo max.

(-33 % com célula de medicao 30 bar/3 MPa/435 psi) ou

30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a
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Entrada de pressao diferencial e fluxo

para temperatura da substancia de
medicdo 60 °C < § <100 °C (max.
85 °C para célula de medicao

30 bar) (140 °F < 8§ £212 °F (max.
185 °F para célula de medigao
435 psi))

e -100 % da faixa de medi¢do max. (-33 % com célula de medi¢ao
30 bar/3 kPa/435 psi)

e 30 mbar a+ 20 mbara - (8-60 °C)/°C
3kPaa+2kPaa-(8-60°C)°C
0,44 psia+ 0,29 psia * (9 - 108 °F)/°F

Limite de medigao superior

100 % do intervalo max. de medig¢éo (na medi¢do de oxigénio max.
100 bar/10 MPa/1450 psi e 60 °C de temperatura ambiente/temperatura da
substancia de medig¢éo)

Inicio da medigao

entre os limites de medigao (ajustavel de forma continua)

1) Para PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus encomende a faixa de medigdo nominal com a opgao de encomenda

YO1.

Entrada do nivel de preenchimento

Grandeza de medigao

Nivel de preenchimento

Intervalo de medigéo (ajustavel de forma
continua) ou faixa de medicao e pressao de
servico max. admissivel (segundo diretiva
sobre aparelhos de pressao 97/23/CE)

Intervalo de medigao" Pressdo de servigo max. admissivel

MAWP (PS)

25 ... 250 mbar ver flange de montagem
2,5...25kPa

10 ... 100 inH20
25 ... 600 mbar
2,5 ...60 kPa

10 ... 240 inH20
53 ... 1600 mbar
5,3 ... 160 kPa
021 ... 640 inH20
160 ... 5000 mbar
16 ... 500 kPa
2,32 ...72,5 psi

Limite de medigao inferior

e Célula de medi¢gdo com enchimento de
6leo de silicone

-100 % da faixa de medigdo max. ou 30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a conforme
o flange de montagem

e Célula de medi¢ao com liquido inerte

-100 % da faixa de medigdo max. ou 30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a conforme
o flange de montagem

Limite de medigao superior

100 % do intervalo max. de medigéo

Inicio da medigao

ajustavel de forma continua entre os limites de medigéo

1) Para PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus encomende a faixa de medigdo nominal com a opgao de encomenda

YO1.

7.3

Entrada do SITRANS P410

Entrada da pressao relativa

Grandeza de medigao

Presséao relativa

Intervalo de medigao (ajustavel de forma
continua) ou faixa de medicao, pressao de
servico max. admissivel (segundo diretiva
sobre aparelhos de pressao 97/23/CE) e
pressao de ensaio max. admissivel
(segundo DIN 16086).

Intervalo de medigao® Presséao de servigo Pressao de ensaio

max. admissivel MAWP

max. admissivel

(PS)
0,01 ... 1 bar 4 bar 6 bar
1...100 kPa 400 kPa 0,6 MPa
0,15 ... 14,5 psi 58 psi 87 psi
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Entrada da presséao relativa

0,04 ... 4 bar 7 bar 10 bar
4 ... 400 kPa 0,7 MPa 1 MPa
0,58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
0,16 ... 16 bar 21 bar 32 bar
16 ... 1600 kPa 2,1 MPa 3,2 MPa
2,3 ... 232 psi 305 psi 464 psi
0,63 ... 63 bar 67 bar 100 bar
63 ... 6300 kPa 6,7 MPa 10 MPa
9,1 ... 914 psi 972 psi 1450 psi
1,6 ... 160 bar 167 bar 250 bar
0,16 ... 16 MPa 16,7 MPa 2,5 MPa
23 ... 2321 psi 2422 psi 3626 psi

Limite de medigéo inferior

e Célula de medigao com enchimento de

6leo de silicone

30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a

Limite de medig¢éo superior

100 % do intervalo max. de medicéo

Inicio da medigao

entre os limites de medig¢éo (ajustavel de forma continua)

1)
YO1.

Para PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus encomende a faixa de medigdo nominal com a opgéo de encomenda

Entrada de presséo diferencial e fluxo

Grandeza de medigcao Pressao diferencial e fluxo

Intervalo de medicéo (ajustavel de forma Intervalo de medigao® Pressao de servigo max. admissivel
continua) ou faixa de medic¢ao e pressao de MAWP (PS)

servico max. admissivel (segundo diretiva 2.5 ... 250 mbar 160 bar

sobre aparelhos de presséo 97/23/CE)

0,2 ... 25kPa
1,004 ... 100,4 inH20

6 ... 600 mbar
0,6 ... 60 kPa
2,409 ... 240,9 inH20

16 ... 1600 mbar
1,6 ... 160 kPa
6,424 ... 642,4 inH20

50 ... 5000 mbar
5 ... 500 kPa
20,08 ... 2008 inH20

0,3 ... 30 bar
0,03 ... 3 MPa
4,35 ... 435 psi

16 MPa
2320 psi

6 ... 600 mbar
0,6 ... 60 kPa
2,409 ... 240,9 inH20

16 ... 1600 mbar
1,6 ... 160 kPa
6,424 ... 642,4 inH20

420 bar
42 MPa
6091 psi
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Entrada de pressao diferencial e fluxo

50 ... 5000 mbar
5...500 kPa
20,08 ... 2008 inH20

0,3 ... 30 bar
0,03 ... 3 MPa
4,35 ... 435 psi

Limite de medicao inferior

e (Célula de medi¢cdo com enchimento de

6leo de silicone

-100 % da faixa de medigdo max.

(-33 % com célula de medicao 30 bar/3 MPa/435 psi) ou 30 mbar a/3 kPa

al0,44 psi a

Limite de medigao superior

100 % do intervalo max. de medigéo

Inicio da medigao

entre os limites de medigao (ajustavel de forma continua)

1 Para PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus encomende a faixa de medi¢gdo nominal com a opgdo de encomenda

YO1.
7.4 Saida
Saida
HART PROFIBUS PA ou
FOUNDATION Fieldbus
Sinal de saida 4...20mA Sinal digital PROFIBUS PA ou

FOUNDATION™ Fieldbus

e Valor limite inferior do limite de
saturacao (ajustavel de forma
continua)

3,55 mA, regulado na fabrica 3,84 mA

e Valor limite superior do limite de
saturagao (ajustavel de forma
continua)

23 mA, regulado na fabrica 20,5 mA
ou 22,0 mA opcional

¢ Ondulagao (sem comunicagao
HART)

Iss £ 0,5 % da corrente de saida max.

Constantes de tempo ajustaveis
Constante de amortecimento

0 ... 100 s, ajustavel de forma
continua

0 ... 100 s, ajustavel de forma continua

Constantes de tempo ajustaveis
(T63) com comando local

0 ... 100 s, ajustados de fabrica em
passos de 0,1 s

0 ... 100 s, ajustados de fabrica em
passos de 0,1 s

para2s para2s
e Transmissor de corrente 3,55...23mA -
e Sinal de falha 3,55 ... 23 mA -

Carga

Resisténcia R [Q]

e Sem comunicagao HART

R = Un-105V
23 mA

Un  Energia auxiliarem V

e Com comunicagdao HART

Comunicador HART (Handheld)

R=230...1100 Q

SIMATIC PDM

R=230...500 Q

Curva caracteristica

e Linear incremental ou linear descendente

e Linear incremental ou descendente ou incremental com extragéo da raiz
quadrada (so para pressao diferencial e fluxo)

Fisica do bus

IEC 61158-2

Independente da polaridade

Sim
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7.5

Condicdes de utilizagdo

Condicoes de utilizagdo Pressdo relativa e pressdo absoluta (da série pressao relativa)

Condi¢des de montagem

Condi¢des ambientais

Temperatura ambiente

Indicacao

Nas areas com risco de explosao, respeite a classe de temperatura.

Célula de medigcédo com
enchimento de 6leo de silicone

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Célula de medigéo com liquido
inerte

-20 ... +85°C (-4 ... +185 °F)

Célula de medigao com liquido
de enchimento inerte para
células de medigéo de pressao
relativa 1, 4, 16 e 63 bar

-40 ... +85 °C (-40...+185 °F)

Display

-30 ... +85°C (-22 ... +185 °F)

Temperatura do
armazenamento

-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)

Classe climatica

Condensagao Admissivel

e Tipo de protegdo conforme IP66, IP68
EN 60529

e Tipo de protecdo conforme NEMA 4X

NEMA 250

Compatibilidade eletromagnética

Emissao de interferéncia e
resisténcia contra interferéncia

Conforme EN 61326 e NAMUR NE 21

Condic¢des da substancia de medicao

Temperatura da substancia de
medigao

Célula de medigcédo com
enchimento de 6leo de silicone

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

Célula de medigéo com liquido
inerte

-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

em combinag&do com montagem
na zona 0

-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Condigbes de utilizagdo Presséo relativa e pressdo absoluta, com membrana nivelada na frente

Condi¢des de montagem

Temperatura ambiente

Indicacao

Nas areas com risco de explosao, respeite a classe de temperatura.

Célula de medigdo com
enchimento de 6leo de silicone

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Célula de medig¢édo com liquido
inerte

-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)

Célula de medigao com Neobee
(conforme FDA)

-10 ... +85°C (14 ... 185 °F)

Display

-30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)

Temperatura do armazenamento

-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)
(com Neobee: -20 ... + 85 °C (-4 ... +185 °F))
(com Oleo para altas temperaturas: -10 ... + 85 °C (14 ... 185 °F))
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Condig¢oes de utilizagdo Pressao relativa e pressédo absoluta, com membrana nivelada na frente

Classe climatica

Condensacéao admissivel
¢ Tipo de protegéo conforme IP66, IP68
EN 60 529
e Tipo de protegédo conforme NEMA 4X
NEMA 250
Compatibilidade eletromagnética
e Emissao de interferéncia e Conforme EN 61326 e NAMUR NE 21

resisténcia contra interferéncia

Condigcdes da substancia de medigéo

Temperatura da substancia de

medigao”
e Célula de medi¢cdo com -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

enchimento de 6leo de silicone  -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F) com desacoplador de temperatura
e Célula de medi¢do com liquido -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

inerte -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F) com desacoplador de temperatura
e Célula de medigdo com Neobee  -10 ... +150 °C (14 ... 302 °F)

(conforme FDA) -10 ... +200 °C (14 ... 392 °F) com desacoplador de temperatura

e Célula de medigdo com 6leo para -10 ... +250 °C (14 ... 482 °F) com desacoplador de temperatura
altas temperaturas

1) Com a temperatura maxima da substancia de medicgao nas ligagdes do processo niveladas na frente respeite as
respectivas limitagdes da temperatura das normas da ligagdo do processo (p. ex. DIN32676 ou DIN11851).

Condig6es de utilizagéo do transdutor de pressao com ligagdo PMC

Condigdes de montagem

Temperatura ambiente

Indicacao Nas areas com risco de explosao, respeite a classe de temperatura.
e Célula de medigcdo com -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)

enchimento de 6leo de silicone
e Display -30 ... +85°C (-22 ... +185 °F)

e Temperatura do armazenamento -50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)

Classe climatica

Condensacéao admissivel
¢ Tipo de protecéo conforme IP66, IP68
EN 60529
e Tipo de protegédo conforme NEMA 4X
NEMA 250
Compatibilidade eletromagnética
e Emissao de interferéncia e Conforme EN 61326 e NAMUR NE 21

resisténcia contra interferéncia

Condigcdes da substancia de

medicao
e Temperatura da substancia de -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
medicao

Condigées de utilizagdo da pressao absoluta (da série presséo diferencial), pressdo diferencial e fluxo

Condigdes de montagem

¢ Indicacdo de instalagéo conforme desejar

Condigdes ambientais
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Condicoes de utilizagdo da presséo absoluta (da série pressao diferencial), pressédo diferencial e fluxo

e Temperatura ambiente

Indicagao

Nas areas com risco de explosao, respeite a classe de temperatura.

Célula de medigcédo com
enchimento de 6leo de silicone

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

e Célula de medicao 30 bar
(435 psi)

e -20...+85°C (-4 ... +185°F)

e com fluxo: -20 ... +85 °C (-4

... +185 °F)

Célula de medigao com liquido
inerte

-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)

Display

-30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)

Temperatura do
armazenamento

-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)

e Classe climatica

Condensagao Admissivel
e Tipo de protegdo conforme IP66, IP68
EN 60529
e Tipo de prote¢do conforme NEMA 4X

NEMA 250

o Compatibilidade eletromagnética

Emissao de interferéncia e
resisténcia contra interferéncia

Conforme EN 61326 e NAMUR NE 21

Condic¢des da substancia de medig¢ao

e Temperatura da substancia de
medig¢ao

Célula de medigédo com
enchimento de 6leo de silicone

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

e Célula de medicao 30 bar
(435 psi)

-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)

Célula de medigao com liquido
inerte

-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

e Célula de medicao 30 bar
(435 psi)

-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)

Em combinag&o com protecéo
contra explosao de pé

-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Condigbes de utilizagdo Nivel de enchimento

Condi¢des de montagem

e Indicacdo de instalagéo

predefinido pelo flange

Condi¢des ambientais

e Temperatura ambiente

Indicagao

A atribuicao da temperatura operacional max. admissivel a pressao de servigo
max. admissivel da respectiva ligacao flangeada tem de ser respeitada!

Célula de medigédo com
enchimento de 6leo de silicone

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Display

-30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)

Temperatura do
armazenamento

-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)

e (Classe climatica

Condensacgao

Admissivel
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Condig¢oes de utilizagdo Nivel de enchimento

¢ Tipo de protegédo conforme IP66
EN 60529
e Tipo de protegédo conforme NEMA 4X
NEMA 250
e Compatibilidade eletromagnética
Emissédo de interferéncia e Conforme EN 61326 e NAMUR NE 21

resisténcia contra interferéncia

Condicdes da substancia de medigéo

e Temperatura da substancia de
medicao

Célula de medigdo com e Lado positivo: ver flange de montagem
enchimento de dleo de silicone e Lado negativo: -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

7.6 Estrutura construtiva
Estrutura construtiva Pressao relativa e pressao absoluta (da série presséo relativa)
Peso aprox. 1,5 kg (3.3 Ib) com caixa de aluminio
Material

e Material das pegas que entram
em contato com a substancia de

medicao
Ligagao do processo Aco inoxidavel, n°® de material 1.4404/316L ou Hastelloy C4, n° de material 2.4610
Flange oval Aco inoxidavel, n°® de material 1.4404/316L
Membrana de separagéo Aco inoxidavel, n°® de material 1.4404/316L ou Hastelloy C276, n° de material

2.4819

e Material das pegas que ndo
entram em contato com a
substancia de medicao

Caixa do sistema eletrdnico e Fundido de aluminio sob pressao com pouco cobre GD-AISi 12 ou fundido de
aco inoxidavel de precisao , n° de material 1.4408

e Padrado: Revestimento a p6 com poliuretano .
Opcéo: Pintura de 2 camadas: Revestimento 1: A base de epoxi; revestimento
2: Poliuretano

e Placa de identificagao em ago inoxidavel

Angulo de montagem Ago ou ago inoxidavel

Ligacao do processo e Pernos de ligagdo R'/2B conforme DIN EN 837-1

e Roscainterna '/2-14 NPT

e Flange oval (PN 160 (MWP 2320 psi g)) com rosca de fixagao:
— 7/16-20 UNF conforme EN 61518
— M10 conforme DIN 19213

e Flange oval (PN 420 (MWP 2320 psi g)) com rosca de fixagao:
—  7/16-20 UNF conforme EN 61518
— M12 conforme DIN 19213

e Rosca externa M20 x 1,5 e 1/>-14 NPT

Conexao elétrica Entrada de cabos através das seguintes unides roscadas:
e Pg135
e M20x1,5

e 1-14 NPT ou conector encaixavel Han 7D/Han 8D"
e Conector encaixavel M12

1) Han 8D ¢ idéntico a Han 8U.
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Estrutura construtiva Pressao relativa, com membrana nivelada na frente

Peso aprox. 1,5 ... 13,5kg (3.3 ... 30 Ib) com caixa de aluminio

Material

e Material das pegas que entram
em contato com a substancia de

medigao
Ligagc&o do processo Aco inoxidavel n° de material 1.4404/316L
Membrana de separagéo Aco inoxidavel n® de material 1.4404/316L

o Material das pecgas que nao
entram em contato com a
substancia de medigao

Caixa do sistema eletrénico e Fundido de aluminio sob pressédo com pouco cobre GD-AISi 12 ou fundido de
aco inoxidavel de precisdo , n° de material 1.4408

e Padrado: Revestimento a p6 com poliuretano .
Opcao: Pintura de 2 camadas: Revestimento 1: A base de epdxi; revestimento
2: Poliuretano

e Placa de identificagdo em aco inoxidavel

Angulo de montagem Aco ou ago inoxidavel

Ligagéo do processo ¢ Flange conforme EN e ASME
Flange NuG e Pharma
BioConnect/BioControl

e Estilo PMC
Conexao elétrica Entrada de cabos através das seguintes unides roscadas:
. Pg 13,5
¢ M20x1,5
o -14 NPT

e Conector encaixavel Han 7D/Han 8D"
e Conector encaixavel M12

1) Han 8D ¢ idéntico a Han 8U.

Estrutura construtiva do transdutor de pressdo com ligagdo PMC

Peso aprox. 1,5 kg (3.3 Ib) com caixa de aluminio

Material

o Material das pegas que entram
em contato com a substancia de
medig¢ao

Vedagao (padrao) Vedagao plana em PTFE
O-ring (Minibolt) FPM (Viton)
FFPM ou NBR (opcional)

e Material das pecgas que nao
entram em contato com a
substancia de medigao

Caixa do sistema eletrénico e Fundido de aluminio sob pressédo com pouco cobre GD-AISi 12 ou fundido de
aco inoxidavel de precisdo , n° de material 1.4408

e Padrado: Revestimento a p6 com poliuretano .
Opcao: Pintura de 2 camadas: Revestimento 1: A base de epdxi; revestimento
2: Poliuretano

e Placa de identificagdo em aco inoxidavel

Angulo de montagem Aco ou ago inoxidavel

Enchimento da célula de medigcéo ¢ Oleo de silicone
e Liquido inerte

SITRANS P DS 111/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)
98 A5E03693760-03, 05/2015



Estrutura construtiva do transdutor de pressédo com ligagdo PMC

Ligacéo do processo

e Padrao e Nivelada na frente

o 11"

e Forma da estrutura PMC padrao
e Minibolt ¢ Nivelada na frente

° 1"
e Forma da estrutura PMC Minibolt

Conexao elétrica

Entrada de cabos através das seguintes unides roscadas:

e Pg13,5
e M20x15
o %14 NPT

e Conector encaixavel Han 7D/Han 8D"
e Conector encaixavel M12

1) Han 8D ¢ idéntico a Han 8U.

Estrutura construtiva Presséo absoluta (da série presséo diferencial), presséo diferencial e fluxo

Peso

aprox. 4,5 kg (9.9 Ib) com caixa de aluminio

Material

e Material das pegas que entram
em contato com a substancia de
medicao

Membrana de separagao

Aco inoxidavel, n°® de material 1.4404/316L, Hastelloy C276, n° de material 2.4819,
monel, n°® de material 2.4360, tantalo ou ouro

Capas de pressao e parafuso de
fechamento

Aco inoxidavel, n°® de material 1.4408 até PN 160, n° de material 1.4571/316Ti para
PN 420, Hastelloy C4, 2.4610 ou monel, n°® de material 2.4360

O-ring

FPM (Viton) ou como opgao: PTFE, FEP, FEPM e NBR

e Material das pegas que nao
entram em contato com a
substancia de medigao

Caixa do sistema eletronico

e Fundido de aluminio sob pressao com pouco cobre GD-AISi 12 ou fundido de
aco inoxidavel de precisdo , n° de material 1.4408

e Padrdo: Revestimento a pé com poliuretano .
Opcao: Pintura de 2 camadas: Revestimento 1: A base de epdxi; revestimento
2: Poliuretano

o Placa de identificagdo em aco inoxidavel

Parafusos das capas de presséo

Aco inoxidavel

Angulo de montagem

Aco ou aco inoxidavel

Ligagao do processo

Rosca interna 1/2-18 NPT e conex&o plana com rosca de fixagao 7/16-20 UNF
conforme EN 61518 ou M10 conforme DIN 19213 (M12 com PN 420 (MWP
6092 psi))

Conexao elétrica

Bornes-parafuso

Entrada de cabos através das seguintes unides roscadas:
. Pg 13,5

e M20x1,5

e 1-14 NPT ou conector encaixavel Han 7D/Han 8D"

o Conector encaixavel M12

1) Han 8D é idéntico a Han 8U.
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Estrutura construtiva Nivel de enchimento

Peso

e conforme EN (transdutor de
pressao com flange de
montagem, sem tubo)

aprox. 11 ... 13 kg (24.2 ... 28,7 Ib)

e conforme ASME (transdutor de
pressado com flange de
montagem, sem tubo)

aprox. 11 ... 18 kg (24.2 ... 39,7 Ib)

Material

o Material das pegas que entram
em contato com a substancia de
medigao

Lado positivo

e Membrana de separagéo no
flange de montagem

Aco inoxidavel, n°® de material 1.4404/316L, monel 400, n° de material 2.4360,
Hastelloy B2, n° de material 2.4617, Hastelloy C276, n° de material 2.4819,
Hastelloy C4, n° de material 2.4610, tantalo, PTFE, PFA, ECTFE

e Superficie de vedagao

lisa conforme EN 1092-1, forma B1 ou ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA para ago
inoxidavel 316L, EN 2092-1 forma B2 ou ASME B16.5 RFSF nos materiais
restantes

Material de vedagao nas capas

de pressao
e para aplica¢des standard Viton
e para aplicagdes de baixa Cobre

pressao no flange de
montagem

Lado negativo

e Membrana de separagao

Aco inoxidavel, n°® de material 1.4404/316L

e Capas de pressao e
parafusos de fechamento

Aco inoxidavel, n°® de material 1.4408

e O-ring

FPM (Viton)

o Material das pecas que nao
entram em contato com a
substancia de medigao

Caixa do sistema eletronico

e Fundido de aluminio sob pressao com pouco cobre GD-AISi 12 ou fundido de
aco inoxidavel de precisdo , n° de material 1.4408

e Padrdo: Revestimento a pd com poliuretano .
Opcgao: Pintura de 2 camadas: Revestimento 1: A base de epdxi; revestimento
2: Poliuretano

e Placa de identificagdo em aco inoxidavel

Parafusos das capas de pressao

Aco inoxidavel

Enchimento da célula de medigéo

Oleo de silicone

e Liquido de enchimento Flange de
montagem

Oleo de silicone ou versao divergente

Ligagéo do processo

e Lado positivo

Flange conforme EN e ASME

e Lado negativo

Rosca interna 1/2-18 NPT e conex&o plana com rosca de fixagdo M10 conforme
DIN 19213 (M12 com PN 420 (MWP 6092 psi)) ou 7/16-20 UNF conforme EN 61518
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Estrutura construtiva Nivel de enchimento

Conexao elétrica

Bornes-parafuso

Entrada de cabos através das seguintes unides roscadas:

Pg 13,5

M20 x 1,5

¥%-14 NPT ou conector encaixavel Han 7D/Han 8D"
Conector encaixavel M12

1) Han 8D é idéntico a Han 8U.

7.7 Indicacgao, teclado e energia auxiliar

Indicagdo e interface de usuario

Teclas

3 diretamente no aparelho para a programagao no local

Display

Sem ou com display integrado (opgéo)
Tampa com janela de observagéo (opgao)

Energia auxiliar U

HART PROFIBUS PA ou Foundation Fieldbus

Tensao de terminais no transdutor de

DC10,5V...45V -

pressao e Na operagéo com seguranga
intrinseca DC 10,5V ... 30 V

Ondulagéo Uss<0,2V (47 ... 125 Hz) -

Ruido Uef < 1,2mV (0,5 ... 10 kHz) -

Energia auxiliar

Alimentado por barramento

Tensao de alimentagéo separada

Nao é necessaria

Tensao de barramento

e Nio {E_-} - 9..32V
e Na operagdo com seguranga - 9..24V
intrinseca
Consumo de corrente
e Corrente base max. - 12,5 mA
e Corrente de partida < corrente - Sim
base
e Corrente max. em caso de erro - 15,5 mA
Sistema eletrénico de desligamento - Sim

por erro (FDE) disponivel
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7.8

Certificados e aprovagdes

Certificados e aprovagdes

HART PROFIBUS PA ou FOUNDATION

Fieldbus

Classificagéo da diretiva sobre
aparelhos de presséo
(DGRL 97/23/CE)

e para gases do grupo de fluidos 1 e liquidos do grupo de fluidos 1; cumpre os
requisitos conforme o artigo 3, paragrafo 3 (boas praticas de engenharia)

e apenas para o fluxo:
para gases do grupo de fluidos 1 e liquidos do grupo de fluidos 1; cumpre os
requisitos de seguranca basicos conforme o artigo 3, paragrafo 1 (anexo 1);
dividido em categoria lll, avaliagéo da conformidade do médulo H pela TUV-
Nord

Agua potavel

Em preparacao (para SITRANS P DSIII)

Protegéo contra explosédo

e Segurancga intrinseca "i"

Designagéao

{Ex) 11 1/2 G Ex iafib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Temperatura ambiente admissivel

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) Classe de temperatura T4
-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) Classe de temperatura T5
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) Classe de temperatura T6

Ligacao

A um circuito certificado como
intrinsecamente seguro com os
valores maximos:

Ui=30V, Ili=100 mA,

Pi=750 mW, Ri =300 Q

Aparelho de alimentagéo FISCO
Uo=17,5V, lo =380 mA, Po=5,32 W

Barreira linear
Uo=24V,lo=174 mA, Po=1W

Capacidade interna efetiva

Ci=6nF Ci=1,1nF

Indutividade interna efetiva

Li = 0,4 mH Li=7 pH

e Blindagem a prova de compressao
ng

Designagéo

) 11 1/2 GEx d IIC T4, T6 Ga/Gb

Temperatura ambiente admissivel

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) Classe de temperatura T4
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) Classe de temperatura T6

A um circuito com os valores de
operacao:
U+=DC10,5...45V

Ligagao

A um circuito com os valores de
operacao:
U+=DC9...32V

e Protecdo contra explosao de p6
para a zona 20 e 20/21

Designacgao = 111 D Exta llIC T120°C Da

{x) 11 1/2 D Ex ta/tb 1lIC T120°C Da/Db
Temperatura ambiente admissivel -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
120 °C (248 °F)

A um circuito certificado como
intrinsecamente seguro com os
valores maximos:

Ui=30V, li=100 mA,
Pi=750 mW, Ri =300 Q

Ci=6nF
Li=0,4 mH

Temperatura max. da superficie

Ligacao Aparelho de alimentagéo FISCO

Uo=17,5V, lo =380 mA, Po=5,32 W

Barreira linear
Uo=24V,lo=250mA, Po=12W

Ci=1,1nF
Li=7pH

Capacidade interna efetiva

Indutividade interna efetiva

e Protecao contra explosao de pé
para a zona 22

Designacao @n 2 D Ex tb [IC T120°C Db
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Certificados e aprovagoes

HART

PROFIBUS PA ou FOUNDATION
Fieldbus

Ligacao

A um circuito com os valores de
operagao:
U+=DC10,5...45V; Pmax=1,2W

A um circuito com os valores de
operagao:
U+=DC9...32V;Pmax=12W

e Tipo de protegao de ignigao "n

(zona 2)

Designagao ) 11 2/3 G Ex nA IIC T4/T5/T6 Ge
@ I12/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc

Ligagdo "nA" Un=45V Un=32V

Ligacao "ic" A um circuito com os valores de Aparelho de alimentagéao FISCO
operagao: Uo=17,5V, lo=570 mA
Ui=45V Barreira linear

Uo=32V,10=132mA, Po=1W
Capacidade interna efetiva Ci=6nF Ci=1,1nF
Indutividade interna efetiva Li=0,4 mH Li=7 uH

e Protegao contra explosao
conforme FM

Certificate of Compliance 3008490

Designacgao (XP/DIP) ou IS; NI; S

CLI,DIV1,GPABCD T4 ... T6; CL I, DIV 1, GP EFG; CL IIl; CL I, ZN 0/1 AEx ia

IICT4...T6;CLI,DIV2 GPABCDT4.

.. T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL Il

Temperatura ambiente admissivel

Ta = T4: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Ta = T5: -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
Ta = T6: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

e Protecdo contra explosao
conforme CSA

Certificate of Compliance 1153651

Designacgao (XP/DIP) ou (IS)

CLI,DIV1,GPABCD T4 .. T6; CLIl, DIV 1, GP EFG; CL Ill; Exia lIC T4 ... T6:
CLI1,DIV2, GPABCD T4 ...T6; CL I, DIV 2, GP FG; CL Ill

Temperatura ambiente admissivel

Ta=T4:-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Ta=T5:-40... +70 °C (-40 ... +158 °F)
Ta=T6:-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

A Anexo A

A.1 Certificados

Os certificados encontram-se no CD fornecido e na Internet em:

Certificados (http://www.siemens.com/processinstrumentation/certificates)

A.2

Assisténcia técnica

Assisténcia técnica

Se esta documentagéo nao fornecer respostas completas a qualquer questéo técnica que possa ter, contate a Assisténcia

técnica em:

® Pedido de suporte (http://www.siemens.com/automation/support-request)
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® Mais informag&o sobre nossa Assisténcia Técnica disponivel em
Assisténcia técnica (http://www.siemens.com/automation/csi/service)

Servigos & Assisténcia na Internet
Para além de nossa documentagao, a Siemens fornece uma solugao de apoio abrangente em:

® Service&Support (http://www.siemens.com/automation/service&support) onde encontrara novidades relacionadas com a
assisténcia, documentos de apoio, incluindo EDDs (Easy Digital Downloads) e software, e ainda o apoio de
especialistas.

Apoio adicional
Se tiver outras questdes relacionadas com o aparelho, contate seu representante local da Siemens.
Encontre o contato de seu parceiro local em:

® Parceiro (http://www.automation.siemens.com/partner)

Documentagéo para varios produtos e sistemas disponivel em:

® |nstru¢des e manuais (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation)

Ver também

E-mail (mailto:support.automation@siemens.com)

Informagéo sobre o produto SITRANS P na Internet (http://www.siemens.com/sitransp)

Catalogo Instrumentacao de processos (http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs)

Marcas

Todas denominagdes marcadas pelo simbolo de propriedade autoral ® sdo marcas registradas da Siemens AG. As demais denominagdes
nesta publicacdo podem ser marcas em que os direitos de proprietario podem ser violados, quando usadas em proprio beneficio, por
terceiros.

Exclusao de responsabilidade

NOs revisamos o conteudo desta documentagdo quanto a sua coeréncia com o hardware e o software descritos. Mesmo assim ainda
podem existir diferengas e nés ndo podemos garantir a total conformidade. As informagdes contidas neste documento sao revisadas
regularmente e as corregdes necessarias estardo presentes na proxima edigéo.

Siemens AG

Division Process Industries and Drives
Postfach 48 48

90026 NURNBERG
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SIEMENS
SITRANS
N3amepuTenbHbi npeobpasoBaresib AaBleHUs

SITRANS P DS 11I/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. TMF4.35..)

KomnakTHoe PYKOBOACTBO MO 3KCcriyaTtaumn

MpaBoBas cnpaBoYHas MHPOpMaLus

CucTtema npepynpexaeHuit

[laHHas UHCTPYKUMSI COAEPXKUT yKasaHusi, koTopble Bbl gomkHbl cobntogate Ans Bawe nuuHolt 6e3onacHoCTy 1 Ans NpeoTBpaLLeHunst
maTepuaneHoro yuiepba. YkasaHusa no Balueii nuyHoin 6e3onacHoCT BblaeneHsl NpeaynpexaatoLLm TpeyronbHUKOM, obLume ykasaHus no
npenoTBpaLLeHUo MaTepuarnbHoro yuiepba He UMEIOT 3TOro TPeYrorbHuKa. B 3aBUCUMOCTU OT CTeneHU onacHOCTW, NpedynpexaaroLime

YKa3aHua nNpeacTtaBnAaloTCcA B y6b|Ba}ou4e17| nocnegoBaTesnibHOCTU criefyrwnm 06pa30M:

A\ YPE3BbBIYAIIHO ONACHO!

03Ha4aeT, YTO HEMPUHSTUE COOTBETCTBYIOLLMX MEP NPEAOCTOPOXHOCTM MPUBOAUT K CMEPTU UMK MONMYYEHUIO TSXKESbIX TENECHBbIX
NOBPEXAEHNIA.

A\ onacHor
03HaYaeT, YTO HEMPUHATUE COOTBETCTBYIOLLMX MEP NPeaoCTOPOXHOCTY MOXKET NPUBECTU K CMEPTU UITN NOSNYYEHMIO TSHXKESbIX TeNeCHbIX
NOBPEXAEHNIA.

A\ ocToPoXxHo!
O3Ha4vaeT, YTO HENPUHATUE COOTBETCTBYHOLWMX MEP NPEAOCTOPOXHOCTU MOXET NPUBECTU K NONYyHYEHUIO HE3HAYUTESTbHbBIX TENECHbIX
NOBPEXAEHUIA.

BHUMAHUE!
03Ha4aeT, YTO HEMPUHATME COOTBETCTBYIOLLIMX Mep MPEfOCTOPOXHOCTM MOXET NMPUBECTU K MaTepuansHomy yuiepoy.

Mpy BO3HUKHOBEHWUMN HECKOSBKMX CTENEHEN OMacHOCTW BCErAa UCMonb3yeTcs npeaynpexaaiolee ykasaHue, OTHOCSLLEECs K HauBbICLIen
cTenenu. Ecnu B npeaynpexaeHn ¢ npeaynpexaatoiuM TpeyronbHUKOM pedb MAeT O NpeaynpexaeHny yuepba, npuynHsSeMomy nogsm,
TO B 3TOM >Xe NPEeayNPEXAEHUN AONOMHUTENBHO MOrYT UMETLCS YKasaHus 0 NpeaynpexXaeHun matTepuansHoro yilepoa.

KsanudunumpoBaHHbLIA nepcoHan

PaboTaTtb ¢ usgenvem unm cucTeMoi, onncbiBaeMol B JaHHOW [OKYMEHTaLUMKW, JOMKeH TONMbKO KBannULMpPOBaHHBIN NepcoHart,
[ONYLUEHHbIV ANsi BbINONHEHWS NOCTABNEHHbIX 3a4ay 1 coGoAatoLLmii COOTBETCTBYOLME YKa3aHUsi JOKYMEHTaLMKW, B YaCTHOCTH,
yKasaHusi U NpeaynpexaeHus no TexHuke 6esonacHocTy. KBanmduumpoBaHHbIii NepcoHasn B CUMy CBOWMX 3HAHWI 1 OMbiTa B COCTOSIHUN
pacno3HaTb pUCku Npu obpaLleHun ¢ AaHHLIMU U3OENUSIMU UM CUCTEMAMM U M3BexaTh BO3HUKAIOLWMX Yrpo3.

Wcnonb3oBaHne nsgenvin Siemens no Ha3HA4YEHUIO

Cobntogaiite cnepytollee:

A\ onacHor

WN3pgenua Siemens pa3peluaeTcs CNonb3oBaTh TOMLKO ANA Lienen, yKasaHHbIX B KaTanore 1 B COOTBETCTBYIOLLIEV TEXHNYECKOM
[okymeHTauun. Ecnn npeanonaraeTcs UCNonb3oBaTh U3AENUA U KOMMOHEHTbI APYTX MPOU3BOAUTENEN, TO 06A3aTeNbHLIM SBNSIETCS
nonyyeHve pekoMeHaauum n/unm paspeLleHusi Ha aTo oT dmpmbl Siemens. VicxogHbIMKU ycnoBusimm Ans 6e3ynpeyHoi 1 HagexHom
paboTbl M3aenuii ABNSIOTCA Hagnexallas TPaHCNoPTUPOBKA, XPaHeHUe, pasMeLLeHe, MOHTaX, OCHALLeHWe, BBOA B 3KCMnyaTaLmio,
obcnyxvBaHue 1 nogaepXaHne B UCNpaBHOM COCcTosiHUM. Heobxoaumo cobntoaatb AONYCTUMBIE YCIIOBUS OKpYXXatoLLein cpeabl.
O06s13aTENBHO YUYNTHIBANTE YKa3aHUsi B COOTBETCTBYIOLLEN AOKYMEHTaLUN.

1 BeeageHue

1.1 HasHayeHne gaHHOro pykoBoacTBa

OTN yKasaHus SIBMSOTCS KPATKUM U3MOXEHWEM BaXKHbIX (DYHKLUIA, BO3MOXHOCTEN 1 MHdOPMaummn o 6esonacHocTu,
copepXaLlmm Bce cBefeHusi, Heobxoanmble Ans 6e30MacHOro NCnonb3oBaHNs yCTporcTBa. BHumaTensHo npoyuntanTte
WHCTPYKUMW Nepe YCTaHOBKOM 1 BBOAOM B 3KCMyaTaumio yCTPoncTBa. [Ans npaBuiibHOrO NpUMEHeHWs YyCTPOCTBa
CHavana paccmoTpeTb NpUHUMN ero paboThbl.
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PykoBOACTBO NpeaHa3HauyeHo Ansi COTPYOHUKOB, BbIMOSHAIOLMX MEXAHUYECKM MOHTAaX, 3NIEKTPUYECKOe MNOAKMIoYeHNe 1
BBOJ YCTPOWCTBa B 3KCMlyaTauuio.

[lns onTMMansHOro MCNoNb30BaHKS YCTPOWCTBA NPoYMTaiTe NOAPOGHYH0 BEPCUIO UHCTPYKLMIA.

CM. Takke

WHcTpykumm n pykosoacTsaa (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation)

SITRANS P DS il und SITRANS P410

B aTom pykoBoacTBe NpeAcTaBneHo onucaHue naMepuTenbHbix npeobpasosaTtenei gasneHns SITRANS P DS Il n
SITRANS P410. SITRANS P410 otnuyaetcsa ot SITRANS P DS Il B OCHOBHOM MOBbILLEHHON TOYHOCTLIO N3MEPEHWUIA.
Cobniogarite MHopMauuio, NpUBEAEHHYIO B rNaBe « TEXHUYECKUE XapaKTEPUCTMKM» PYKOBOACTBA MO 3KCnnyaTaumm, Tak
KaK TOYHOCTb U3MEPEHUSI HE OMMCBLIBAETCSA B JAHHOM KOMMAKTHOM PYKOBOACTBE MO JKChnyatauum.

Yctponcteo SITRANS P410 cnegyet 3akasbiBaTb MCNONb3ys onuumio Ans 3akasa C41 ona onpegeneHHbIX Bepcum
ycTpouncTea

1.2 UcTopus

Hacrosiwas xpoHonorus npeacrasnsieT cob6ol COOTHOLLEHME Mexay AeWCTBYIOLWEl AOKYMEHTaUNEN 1 akTyanbHbIM
nporpaMMHbIM obecneyeHnem ycTponcTBa.

D,oxymeHTau,vm 3TOro n3gaHuA ﬂ,eIZCTByET ana cnegyouwero MMKkponporpaMmmHoro obecneyeHus:

WN3paHue O603Ha4YeHne MUKPONPOrpaMMHOro Wuterpaums B | Myt k yctaHoBke PDM
obecneyeHus (MUkponporpamMMHoe cuctemy
obecneyeHne) Ha 3aBOACKOM TMNOBOW Tabnnyke

05/2015 HART: MukponporpammHoe SIMATIC PDM | SITRANS P DSIII HART: SITRANS P
obecneyenwne: 11.03.03, MukponporpammHoe 8.x DSIII.2

obecneyenue: 11.03.04, MukponporpammHoe
obecneyenue: 11.03.05, MukponporpammHoe
o6ecneyenue: 11.03.06

BblpaBH. noteHyuanoB: MukponporpammHoe SITRANS P DSIII PA: SITRANS P DSllI n
o6ecneyenue: 301.01.10 SITRANS P DSIlI PA 3.01
FF: MukponporpammHoe SITRANS P410 HART: SITRANS P
o6ecneyenue: 11.01.02 DSII.2/P410
SITRANS P410 PA: SITRANS P410 PA
3.01

Ona FF napameTpusaumnsa ¢ nomMoLLbo
PDM HeBO3MOXHa

1.3 O6nacTtb NpMeHeHus1 pyKoBOACTBaA

Tabnuua 1-1 "7MF4.3.." aTo:

Homep ans 3akasa SITRANS P DS 11l/P410 gns

7TMF403.. OTHOCcUTENbHOE AaBneHue

7TMF413.. OTHOCUTENBHOE AaBMNEHNE, C YCTAHOBMNEHHOW 3anoanvuyo memopaHoi
TMF423.. ABCOnNIOTHOE AaBneHne N3 cepmMm OTHOCUTENBHOE AaBMeHne

7TMF433.. AbcontoTHoe AaBnenne u3 cepum guddepeHumanbHoe gaBneHne

TMF443.. OudpdepeHymansHoe aaenenne n pacxog, PN 32/160 (MAWP 464/2320 psi)
7TMF453.. OundbdepeHynansHoe gasnenve n pacxod, PN 420 (MAWP 6092 psi)
TMF463.. YpoBeHb
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1.4 Ha3HauyeHune

O630p

B 3aBMCUMMOCTM OT BEPCUM U3MEPUTESNbHBIN npeoGpaaoBaTenb AaBlieHnA BbINONMHAET U3MepeHnsd B arpeCCuBHbIX,
HearpecCnBHbIX U ONacHbIX rasax, a Takxe napax u >XnakocTax.

N3mepuTenbHblin npeobpasoBaTtenb AaBNeHNs NPUMEHSeTCa Ans N3MepeHus:
e OTHOCUTENBHOE AaBneHne

® ABconoTHOE AaBneHve

e [lnddepeHumnanbHoe aaBneHme

Mpwn cooTBETCTBYIOLEN NapaMeTpusaLum 1 yCTaHOBKE HEOOXOAUMbBIX MOHTaXHbBIX AeTariei (Hanpumep, 3acrnoHoK pacxoaa
1 pasgenuteneii AaBneHns), OH Takke MOXET UCMONb30BaTLCs AN criedyowmnx OONONHUTENbHBIX TUMOB U3MEPEHNUS:

® YpoBeHb

o (Ob6bem

® Macca

® OObeMHbIN pacxos
® MaccoBblin pacxoq

BbIxogHoON curHan siBNSeTcs He3aBUCUMbIM OT Harpy3ku NOCTOAHHBbIM TOKOM OT 4 0o 20 MA unu undpoBor curHan
PROFIBUS PA/FOUNDATION™ Fieldbus FF.

VismepuTenbHble NnpeobpasoBaTteny B ncnonHennn "Camosawmra” nnm "B3pbiBoHENpoHMLaemasi 0605o4ka” MoXHO
yCTaHaBnuBaTb B nNpefenax B3pbiBOONacHbIX 30H. Mpubopsl umetoT CepTudonkaT NpoBEPKM NPOMbILLIEHHBLIX 0bpa3sLoB EC 1
OTBEYAIT COOTBETCTBYHOLLMM rapMOHN3MPOBaHHbIM eBponencknm Hopmam CENELEC.

[nsa ocobbix Ccliy4aeB UCNOoJ1b30BaHNA NOCTaBNAKTCA U3MEePUTENbHbIE npeo6pasoBaTenV| OaBneHna c pasgenmtenamu
JaBneHnsa pasnuyHon KOHCTPYKLUN. OcobbiMm cny4vyaem nNpuMeHeHua ABnAeTcd, Hanpumep, 3amep BbICOKOBA3KNUX BELLECTB.

SkcnnyaTtauus yCTponcTBa AOMKHA OCYLLECTBRAATLCA B COOTBETCTBUM C AaHHBbIMU B rnaBe « TexHudeckue aaHHble (C. 138)».

[ononHutensHble ceBegeHns cM. PyKoBOACTBO MO 3KCMNyaTauumn yCTpomncTea.

1.5 MpoBepka NnocTaBku

1. TlNpoBepuTb yNakoBKy Ha HanNVyne BUAMMbIX NOBPEXAEHWIN, NPOBEPUTL KOMMMEKTHOCTb.

2. TMpu oBGHapyXeHUn NOBPEXAEHUN He3amMmeanUTENbHO 0OpaTUTECH C NPETEH3MeEN B CYXOy AOCTaBKM.
3. COXpaHVITe nospexaeHHble KOMMOHEHTbI A4 BbIACHEHUA 00CTOATENBCTB.
4

[MpoBepbTe NPaBUIbHOCTb N KOMMMEKTHOCTb MOCTaBKW, CPaBHUB TOBApPOCONPOBOAUTESNbHbIE LOKYMEHTbLI CO CBOMM
3aka3oMm.

AOI’IACHO!

OKcnnyaTaumsi NOBPEXAEHHOro Ui HEKOMIJIEKTHOTO YCTPOCTBa
OnacHoCTb B3pbiBa B 30HaX MOBbILLEHHOTO pUCKa.
e lcnonb3oBaTtb NOBPEXAEHHBIE UM HEKOMMIEKTHbIE YCTPOWCTBA 3anpeLyaeTcs.

1.6 CTpyKkTypa TMNoBbIX Tabnmyek

CT1pykTypa TMnoBow Tabnuuku ¢ obLieri nHpopmaumen

COGoKy Ha Kopnyce HaxoauTCs 3aBOACKasi TUMOBas Tabnuyka ¢ HOMePOM Ars 3akasa U APYTMMU BaXKHbIMU JaHHLIMU MO
KOHCTPYKTVBHBIM 3NeMeHTaM U TEXHUYECKUM XapaKTepUCTMKaM.

SITRANS P DS 1/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)
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4 2
SIEMENS
. DE - 76181 Karlsruhe .
SITRANS P DS Il c € 0044

PED:SEP

Transmitter for pressure [ H [
7MF4033-1DA00-1BB1-Z
B11 @
Fab.-Nr. NTLN11-00471100
©)
Vh: DC 10.5...45V (non 1S) 4 ... 20 mA HART
Mat.: Connec. Diaphr. Filling
1.4404 1.4404 Silicone oil
Measuring span min. / max. :0.16 bar/ 16 bar
MAWP/max. test press. : 21bar/32bar
_. Type of protection IP66 @ ._
\_ Made in France )
Puc. 1-1 Mpumep 3aBopackon Tunoeon Tadnmykm gna SITRANS P DS I

( A
G JEMENS @B
SITRANS P410 c € 0044

PED:SEP

Transmitter for pressure [ H [
7MF4033-1DA00-1BB1-Z
B11+C41 ©)
Fab.-Nr. NTLN11-00471100 @)
Vh: DC 10.5...45V (non IS) 4 ... 20 mA HART
Mat.: Connec. Diaphr. Filling
1.4404 1.4404 Silicone oil
Measuring span min. / max. :0.16 bar/ 16 bar
MAWP/max. test press. . 21bar/32bar
_. Type of protection P66 & ._
\ Made in France )
©) Howmep ans 3akasa (MLFB-Homep) ® 3aBopckon Homep
Pwuc. 1-2 Mpumep 3aBoackon Trnosor Tabnuukm SITRANS P410

CT1pyKrypa TMnoBown Tabnuyku ¢ nHcpopmaymen o gonyckax

HanpoTnB HaxoauTcsa 3aBoAckas Tabnuuka c uHdopmaumen o gonyckax. OHa coaepXuT nHdopmaumio, Hanpumep, o
BEPCUSIX annapaTHOro 1 MMKponporpaMmmHoro obecneyeHus. [ins nameputenbHbix npeobpasoBaTteneii JaBneHus,
npefHasHaYeHHbIX AN MCNONb30BaHNsS BO B3PbIBOONACHbLIX 30HaX, Takke npuBegeHa nHgopmauusa 13 CoOoTBETCTBYOLLErO
cepTudmkara.

SITRANS P DS 111/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)
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SIEMENS

DE - 76181 Karlsruhe

SITRANS P DS |l

I11/2 G Exia lIC T4/T5/T6 Ga
I11/2 G Ex ib IIC T4/T5/T6 Gb

from certified intrinsically safe power source
Vis30V;li£100mA;Pi<0.75W
Li04mH;Ci<s6nF

PTB 13 ATEX 2007 X
Note test certificate !

‘ -40°C < Ta < +60°C(T6) / +85°C(T4) Eﬁ .
\_ FW: 11.03.06 HW: 02.07.01 ; W )

b

Puc. 1-3

SIEMENS

DE - 76181 Karlsruhe

E

B

SITRANS P410

I11/2 G Exia lIC T4/T5/T6 Ga
I11/2 G Exib IIC T4/T5/T6 Gb

from certified intrinsically safe power source
Vis30V;lis100mA;Pi<0.75W
Li04mH;Ci<6nF

PTB 13 ATEX 2007 X
Note test certificate !

. -40°C < Ta < +60°C(T6) / +85°C(T4) Eﬁ .
% FW: 11.03.06 HW: 02.07.01 ; )

o

@D  XapaKTepucTUKM Anst B3pbIBOONACHbIX 30H
(@ Kateropus o6nacti npuMeHeHus

SITRANS P DS 1/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)
A5E03693760-03, 05/2015

®
®

\@\

[111/2G| Exia | IIC |T4/T5/T6[ Ga

|

6 6 o

Mpumep 3aBoackon Tunosor Tabnuukm SITRANS P DS

—®

[111/2G| Exia | IIC|T4/T5/T6| Ga |

b6 06 ©

MakcumanbHasn TemnepaTypa noBepxXHOCTH
(TeMnepaTypHbIii Knacc)

YpoBeHb 3aLuThl yCTPOUCTBa
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® Bua B3pPbIBO3aALUTDI @) 0OGo3HaYeHe MUKPONPOrpamMmmMHOro oGecneyeHust
@ pynna (ras, nbinb) O6o03HaveHne annapaTHOro obecneveHus

Puc. 1-4 Mpumep 3aBoackon Tunoson Tabnuykm SITRANS P410

1.7 TpaHcnopTUPOBKa U XpaHeHne

[Ons obecneyeHus Hagnexallen 3awuTbl NPpU TPAHCNIOPTUPOBKE 1 XpaHEHUM HeobxoaMMo cobnogaTthb crnegytolme
yKasaHus.

e CoxpaHuTe OpUrMHarnbHyo YNakoBKy AN AanbHeiLei TpaHCNopPTUPOBKM.
e [1ns Bo3BpaTa YCTPOWCTB M 3anacHbIX YacTei NCMOSIb3yiTe OPUrMHATBHYIO YNaKoBKY.

e Ecnu opurrHanbHas ynakoska OTCYTCTBYeT, oGecrneybTe AOCTATOUHYHO 3aLLMTY MpW TPaHCMNOPTUPOBKE A8 BCeX
OTNpaBieHUiA, UCNONb3ys APYryto ynakoBky. KomnaHus Siemens He Bo3MeLlaeT yuepb B pesynbTate TpaHCNOpTUPOBKK.

AOCTOPO)KHO!

HepocTtaTouHas 3awumTa npy XpaHeHun

YnakoBka o6ecneumBaeT orpaHUYEHHYH0 3aLUMTY OT BNaXXHOCTM U NMPOHWUKHOBEHUS Braru.
e [lpy HeOBXOAUMOCTU CreayeT UCMONb30BaTb AOMOSHUTENBHYHO YNaKOBKY.

YkasaHus no ocobbIM YCNOBUSAM AMs1 XpaHEHUS! U TPAHCMOPTUPOBKM YCTPOMCTBA NpPUBEAEHbI B rnaBe « TexHuveckme
xapaktepuctukm (c. 138)».

1.8 MpumevaHns K rapaHTUHLIM 06si3aTeNnbLCTBaM

CeepneHus, cogepxaluimecd B JaHHOM pyKOBOACTBE, HE AOJDKHbI pacCMaTpmMBaTbCA KakK AOMNOJTHEHUA U NONPaBKN K KAKUM
Obl TO HK BbINo npownbIM Unn TeKywmnm cornatieHnam, obsa3aTenbcTBam unm npaBooTHOLWeEHNAM. B forosope npogaxu
M3noXxeHbl Bce 06s13aTenbCTBa co CTOPOHbI Siemens, a Takke Bce €ANHCTBEHHO NpUMeHnMble rapaHTMﬁHble ycnoBwus.
Hwukakune 3asBneHus No NOBOAY BEPCUN YCTPOMUCTBA, ONUCaHHLIX B PYKOBOACTBE, HE MOTYT NPUBOANTL K BO3HUKHOBEHUIO
HOBbIX FrapaHTU NN N3MEHEHMIO cyulecTByloLUnX.

CoaepxnuMoe JOKyMeHTa oTpaXkaeT TEXHUYECKUIA CTaTyC Ha MOMEHT nyGnukauum. Siemens ocTaensieT 3a co6oi npaeo Ha
BHECEHe TEXHNYECKNX N3MEHEHUIA B MpoLiecce AanbHenlLmnx paspaboTok.

2 YKasaHusi No TexHuke 6e3onacHoOCTU

2.1 YcnoBusa npuMeHeHus

[laHHOe yCTpOMCTBO NOCTaBNAETCA 3aBOAOM B MOMHOCTBI MCMPaBHOM COCTOSHUM B OTHOLLUEHUN TEXHUKK 6esonacHocTu.
Onsa COXpPaHeHUA 3TOro CoCToAHUA 1 obecneyeHus 6esonacHol aKcnnyataynn yCTpOﬁCTBa Heobxoaumo cobnoaaTtb
npmBeaeHHble B HACTosdALLEeM PyKOBOACTBE pekomMmeHaaunn 1 BCce yKa3aHnda No TeXHUKe ©esonacHocTu.

Cobntopalite ykasaHusi U TpeGoBaHMs CMMBOJOB Ha YCTpoicTBe. He yaansiiiTe ykasaHusi U CUMBOJSIbI C YCTPOMCTBA.
CoaepxuTe ykasaHUs U CUMBOSbI HA YCTPONCTBE B MOMHOCTHIO YNTAEMOM COCTOSIHUU.

211 Opyrue ceptuduKaThi

iL#) 02000001 5

Pwuc. 2-1 Chinese Manufacturing Certificate
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21.2 MpeaynpexaparoLme CMMBOIbI Ha YCTPOUCTBE

Cvmeon PasbsicHeHue

f MpenynpexaeHue o HeoBXOAUMOCTU COBNIOAEHNS yKa3aHUii PyKOBOLCTBA MO aKCnyaTaumm

2.1.3 3aKoHbI U AUPEKTUBDI

Bo Bpems noakntoyeHus, CGOpKu 1 akcnnyatauumM HeobxoamMmo cobnodatb TpeGoBaHMs TECTOBON cepTudmKaLum,
NOCTaHOBNEHUS M 3aKOHbI, NMPUMEHKMbIE B Balleit cTpaHe. Cioga BXoaaT, Hanpuvep:

® HaumoHanbHbI anekTpoTtexHudeckuii kogekc (NEC - NFPA 70) (CLLUA)

® OnekTpoTexHuyeckuii kogekc KaHaabel (CEC) (KaHaga)

Takke Ana npUMeHeHns B onacHbIX 30Hax crnefyeT cobnogaTtb, HanpUMep, Takue NoCTaHOBNEHUS:
e |EC 60079-14 (MexayHapoOHbIN)

e EN 60079-14 (EC)

214 CooTBeTcTBME EBPONENCKUM ANPEKTUBAM
MapkupoBka CE Ha ycTporictBe 0603Ha4aeT COOTBETCTBUE NPEANMCAHUAM CreayroLLMX eBPONENCKNX ANPEKTUB.

3J'IeKTpOMaFHVITHa9| coBMecTUMOCTb  [InpekTvea EBponencKkoro napnameHTa u coseta o conmxeHUn 3akoHoAaTenNbCTBa

EMV rocyapCTB-y4aCTHUKOB B OTHOLLEHMW 3IEKTPOMarHMTHOM COBMECTMMOCTU U 06
2004/108/EG oTMeHe ampekTunebl 89/336/EWG.

Atmosphére explosible ATEX [OupektnBa EBponenckoro naprnamMeHTa u coBeTa 0 CONMKEHUM 3akoHOAaTENbLCTBA
94/9/EG rocy4apCTB-y4aCTHUKOB B OTHOLLEHWWN YCTPONCTB W 3aLUTHBIX CUCTEM,

npegHasHa4eHHbIX OAnda NnpuMeHeHNA BO B3PbIBOOMACHbLIX cpeax.

OvpektuBa EC no obopygosanunio,  [dupektuBa EBponerickoro napnameHTa n coBeta 0 CONMXeHNM 3akoHoAaTenbCTBa
paboTaiowemy nog aasneHmem DGRL rocygapcts-y4aCcTHUKOB B OTHOLLEHWUW YCTPOMCTB, paboTarolumx nog AaBneHneMm.
97/23/EG

MpuMeHUMble HOPMbI YKa3aHbl B 3asIBIEHUM O COOTBETCTBUM yCTpolicTBa Hopmam EC.

2.2 HecaHkyMoHpoBaHHbIE N3MEHEHUS YCTPOUCTBA

AOI’IACHO!

M3MeHeHus ycTpoiicTBa
N3meHeHMs 1 peMOHTHble paboTbl Ha YCTPONCTBE, B 0COBEHHOCTU BO B3PbIBOONACHbLIX 30HaX, MOryT NpeacTaBnsiTe
OMacHOCTb ANs NepcoHarna, yCTaHOBKM 1 OKpyXaroLlen cpeabl.

e I3MeHeHUsi 1 PEMOHT YCTPOMCTBA AOMNYyCKalOTCsi TONbKO B COOTBETCTBMU C ONMUCAHUEM B PYKOBOACTBE MO
aKcnnyaTauum yctpoictea. HecobniogeHne npuBoAUT K NOTEPE AENCTBUSI FapaHTUU NPOM3BOAUTENS U NPeKpaLLeHUo
[OeiCTBUSA [OMYCKOB.

2.3 TpeboBaHusA K onpeneneHHbIM BapyaHTaM aKcryataymm

B cBA3u ¢ 60MbLLMM KONMYECTBOM BO3MOXHBIX MPUMEHEHMI B HACTOSILLEM PYKOBOACTBE HE NPMBOASATCS BCE NoApPO6HbIe
CBefieH1s A5 ONUCaHHbIX UCMOMHEHUIA YCTPOMCTBA; Takke HEBO3MOXHO NpeaycMOTpeTb BCe BapyaHTbl BBOAA B
aKcnnyaTaumio, aKkcnnyaTaLmm, TEXHNYECKoro obcnyxmBaHus nnv paboTtbl B cocTaBe yCTaHOBKW. Ecnin Heobxoammbl
[OMNONHUTENbHbIE CBEEHMS], OTCYTCTBYIOLLME B HACTOSILLEM PYKOBOACTBE, OGpaTUTECh B MECTHOE NoApasaeneHne
KOMnaHun Siemens unm K MECTHOMY NMpPeACTaBUTENIO.

MpumeyvaHue
OkcnnyaTtaums B 0cobbIX YCNOBUSIX OKPYXKatoLLei cpeabl

Mepepn skcnnyaTaumer ycTpoicTBa B 0CODbIX YCIIOBUSX OKPYXKaIOLLEN Cpeabl, HAaNpUMep Ha aTOMHbIX SMEKTPOCTAHLUMSX UMK
B Liensix NpoBeAeHNs uccnefoBaHuin U paspaboTku, pekoMeHayeTcs 0bpaTUTbCA K NpeACTaBUTENI0 KOMMaHUM Siemens nunm
B OTAEN NPUMEHEHUs1 KOMNaHum Siemens Ansi 06CyXAEHNUSI COOTBETCTBYIOLLIETO MPUMEHEHUS.
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24 C-)KcnnyaTau,vm BO B3PbIBOOMNACHbLIX 30HaxX

KBaJ'IVI(bVIL[VIpOBaHHbII‘/'I nepcoHan ansa akcnnyatauun BO B3pbIBOONMACHbLIX 30HaX

Jlvua, 3aHMMatoLwmecs: yCTaHOBKOM, NOAKIIOYEHNEM, BBOAOM B SKCMyaTauuto, SKcrnnyataumeii n obenyxumsaHmemM
YCTPOWCTBA BO B3PbIBOONACHbIX 30HAX, AOMKHbI 06nafaTte crnedyowyMmn KBanugukaumusamm:

® Heobxoaumo NpoiTn cepTUdMKaLmio, 0ByYeHe N MHCTPYKTaX MO SKCMyaTaLmMm U oGCnyKUBaHUIO YCTPOUCTB 1
cucTem ¢ cobrnofeHnemM npaBun TEXHUKM GE30MacHOCTU, KacarLwyxcs paboTbl C SNEKTPUIECKMMU CXEMAMU, B YCITOBUSIX
BbICOKOrO J@BMNeHUs U B arpecCcUBHOM UM B3pbIBOONACHON cpeae.

® [lepcoHan ynosiHOMOYEH, UMeeT COOTBETCTBYIOLLEE o6pasoBaHMe M npoLwien MHCTPYKTaX No npoBeneHuto pa60T C
ANEKTPNUYEeCKMMM uenamm Ha B3pbiBOONACHbIX YCTaHOBKaX.

® [lepcoHan umeet 06pasoBaHV|e 1 npoLwiest MHCTPYKTaX Nno yxoay n ncnosb3oBaHUIO NpeayCMOTPEHHOro 3almnTHOro
060pyp.OBaHVIF| B COOTBETCTBMN C HOPMaMUN TEXHUKN 6e3onacHoCTU.

A\ oracror

HeI'IpVIFO,lJ,HOCTb yCTpOﬁCTBa Ansd ncnonb3oBaHusa B 30HE NOBbLILLEHHOIO pUckKa
OnacHocTb B3pbiBa.

e Vcnone3yiite Tonbko obopyaoBaHue, paspeLleHHoe K 3KCryaTauum B 30HaxX NOBbILLEHHOTO pyUcka 1 CHabxeHHoe
COOTBETCTBYIOLLEV MAPKUPOBKOW.

CMm. Takxke

TexHun4yeckne aaHHble (c. 138)

A\ oracror

Motepst 6e3onacHOCTM yCTPOCTBA BO B3pbIBO3aLLMLLEHHOM UcKpobesonacHom ucnonHeHum "Ex i

Ecnun ycTpolicTBO MCNonb3yeTcs B HeUcKkpobesonacHbIX LEMNaX Uin He YYUTLIBAOTCS AaHHBLIE MO SNEKTPUYECKUM

XapakTepucTmkam, 6e30MacHOCTb YCTPOIMCTBA AJ1s SKCrlyaTaummn Bo B3pbIBOOMNACHLIX 30Hax He obecneynBaeTcs.

CyLlecTByeT onacHoCTb B3pbIBa.

e [MoakntoyaiTe yCTPOMCTBa BO B3pbIBO3ALLMLLEHHOM UCKPOGE30MNaCHOM UCMOSTHEHUM TONBKO K MCKpOGEe3onacHbIM
3MEeKTPUYECKUM LiENSIM.

e CobntogaiTe AaHHbIE 3NEKTPUYECKUX XapakTepUCTUK, YkasaHHble B cepTudmkaTe v rnaee « TexHudeckme
xapaktepuctukm (c. 138)».

A\ oracror

MpumeHeHe HECOOTBETCTBYIOLLIMX KOMIMOHEHTOB YCTPOMCTBA BO B3PLIBOOMACHbBIX 30HAaX

YcTpoicTBa 1 COOTBETCTBYIOLLME KOMIMOHEHTBI UMEIOT pasnuyHbie BUAbI B3PbIBO3ALUWTBI UM HE MMEIOT B3PbIBO3ALLUTHI.

CyuiecTByeT 0nacHOCTb B3pbIBa, €CMNU AJ1s1 YCTPOWCTB C B3PbIBO3ALUUTON NPUMEHSIIOTCS KOMIMOHEHTbI (Hanp., KPbILLKN),

KOTOpbl€ HE OHO3HAYHO NPUroAHbI ANS COOTBETCTBYIOLLErO BMAA B3pbiBO3aWunThI. [1pn HecobnoaeHnn ceptudmkaThl u

rapaHTMn U3roTOBUTENS TEPSIOT CBOIO CUIY.

e Bo B3pbIBOOMACHbIX 30HaX MCMOMb30BaTh TOMLKO KOMMOHEHTbI, MPUrOA4HbIE ANsi COOTBETCTBYHOLLErO AOMNYLLEHHOrO
BMAa B3pbIBO3aLMTLI. Hanprmep, KpbILWKK, HENPUrogHble AN B1Aaa B3pbiBO3awuThl "B3pbIBOHENPOHML@aEMAs
o6onoyka", ¢ BHyTPEHHeN CTOpoHbI nMetoT ob6o3HayveHue "Not Ex d Not SIL".

e He ponyckaeTcsi 3aMmeHa KOMMOHEHTOB YCTPOWCTB APYrMMU HYacTsMU, eCNM COOTBETCTBUE HOBbIX YaTel 04HO3HAYHO He
NoABEPXKOEHO U3rOTOBUTENEM.

A\ oracror

OnacHOCTb B3pbiBa B pesyrnbTaTe SfeKTpocTaTMyeckoro sapsiga

[na npegoTBpaLLeHMs HaKOMMEHMS SMEKTPOCTAaTMYECKOro 3apsa B YCrNoOBUAX B3pbIBOONACHOW cpebl B Npolecce
JKCnyaTauun KOXyx KnaBmaTtypbl OOJDKEH ObITb 3aKPbIT, @ BUHTbI AOJDKHbI ObITb 3aTAHYThI.

BpeMeHHOEe OTKpbITUE KPbILLKM KnaBuaTypbl Ans 06CnyxuBaHusi UsMepuTeribHoro npeobpasoBatens AaBreHUst BO3MOXHO
B Nto60O MOMEHT, B TOM YuCre BO BpEMS aKCnyaTauum; nocrne obcnyxveaHust He06xoaMMO CHOBa 3aTAHYTb BUHTI.

SITRANS P DS 111/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)
112 A5E03693760-03, 05/2015



3 MoOHTaX N AeMOHTaX

3.1 OcHoBHbIe npaBuna TexHUKU 6esonacHoCTH

A\ oracror

HeTanun, BCTynaioLme B KOHTAKT C M3MEPSEMO Cpeaoit, HE NOAXOAsILLME ANsl UBMEPSIEMON Cpeabl.
OnacHoCTb NonyyYeHUsi TpaBM U NOBPEXOEHUS YCTPONCTBA.

B cnyyae ropsumx, So0BUTbIX U arpeCCUBHBIX M3MEPSIEMbIX Cpel MOXET NPOU30NTU UX BblAENEHNE, eCrnn U3MepsieMas
cpeda oKaxeTcs Henoaxosllen Ansa aetanen, BCTYNatwLWwmX C HEN B KOHTaKT.

e (OObecneybTe COOTBETCTBME M3MEPSIEMON Cpeabl U AeTanem, BCTynarLmx ¢ Heli B kKoHTakT. CobntoganTte aaHHble,
npuvBeAeHHbIe B rnaBe « TexHuyeckue xapakrepuctukuy (c. 138).

A\ oracror

HenpaBunbHbI BbIGOp MaTepuana gnst MembpaHbl B 3oHe 0

OnacHocTb B3pblBa BO B3pblBOONACHbIX 30Hax. MNpu paboTe B KOMMeKTe ¢ UckpobesonacHbIMy NUTaoWmumMm npuéopamm
KaTeropum «ib» unu c yctpoicteamu B UCMOSNTHEHUN «B3PbIBOHENPOHML@aeMasi obonodka» «Ex d» n ogHoBpeMeHHOM
npuMeHeHun B 3oHe 0 B3pbIBOGE30NACHOCTb M3MepPUTENbHOro NpeobpasoBaTtens AaBMneHUst 3aBUCUT OT FEPMETUYHOCTM
MeMOpaHbI.

e OObecneybTe COOTBETCTBME MaTepmana meMbpaHbl n3mepsieMoi cpege. Cobnogalite AaHHbIe, NPYBE4EHHbIE B r1aBe
«TexHuyeckne gaHHble (C. 138)».

A\ oracror

Henoaxoasilme coegnHUTENbHBIE AeTanm
OnacHOCTb MonyYeHns TpaBM 1 yrposa oTpasrieHus

Mpu HeHaanexallem UCNonb3oBaHNN B MECTAX COEAMHEHUSI MOXKET NMPOUCXOANTb BbiAENEHNE ropsiunX, SA0BUTbIX U
arpeccuBHbIX U3MepPSIEMbIX Cpea,.

e Heobxoaumo y6eamTbest B TOM, YTO COEAMHUTENbHBIE AeTanu (Hanpumep, ynnoTHEHUs raHLeB Y BUHTbI) NPUroaHbl
Ansi obecneyeHunsi COeAMHEHNS U U3MEPSIEMBIX CPES,

MpumeyvaHue
CoBmMecTMMOCTL MaTepuanos

KomnaHusa Siemens MoxeT npeanoxuTe Bam nomoLb B BbiGOpe KOMMOHEHTOB AaTuMka, CMayYMBaeMbIX dfemMeHTamu
TexHonornyeckomn cpedbl. OQHaKO OKOHYaTebHbIN BbIGOP KOMMOHEHTOB NPOU3BOANTE MMEHHO Bbl. Siemens He HeceT
OTBETCTBEHHOCTY 3a OTKa3bl 1 HEUCMPABHOCTU, Bbl3blBAEMblE€ HECOBMECTUMOCTBIO MaTepranos.

AOI’IACHO!

npeBbILIJeHVIe MakcumManbHO oonycTumoro pa60qero AaBneHuns
OnacHocTb nony4yeHunda TpaBm 1 yrpo3a oTpaBneHunsa

MakcumanbHo gonycTumoe pa6oqee JaBneHune 3aBUCUT OT UCMOMHEHMS YCTporCTBa. [peBbilleHne MakcMmanbHO
agonyctuMmoro pa6oqero [aBneHnsa MOXeT NPUBECTU K NOBPEXOEHUIO yCTponcTBa. MOXeT NponucxoauTb BbigeneHne
ropa4unx, A00BUTbIX U arpecCuBHbIX U3MepAaeMblX cpen.

e HeobxoanMmo y6eamTbCs B TOM, YTO YCTPOWCTBO NPUroAeH ANna MakcMmanbHOro AonycTUMOro AaeneHus B Baluer
yctaHoBke. CoGniogaiitTe AaHHble, NpUBeAeHHbIE Ha 3aBOACKOW TUNOBOW Tabnuuke 1 B rnaee «TexXHUYeckue AaHHbIe
(c. 138)».
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A\ oracror

MpeBbileHne MakcmarnbHOW TEMNEpPaTypPbl OKPY?KAIOLLIE UM TEXHOMNOTMYECKOM cpeabl
OnacHocTb B3pbiBa B 30HaX MOBbILLIEHHOIO pUcka.
MNoBpexaeHne ycTporcTea.

e Y6eamTechb, YTO MakCUMarnbHO AONYCTUMbIE TEMMNEPATYPbI OKPYXKatoLLel 1 TEXHOMOrMYECKO cpef, yCTPOCTBa He
npesbieHbl. CMoTpn nHpopmauuio B rnase "TexHuveckne aaHHele (c. 138)".

AOI’IACHO!

OTKPbITLIV KaGenbHbIM BBOA UM HEMOAXOASLNA KabenbHbI canbHUK
OnacHocTb B3pbiBa B 30HaX MOBLILLIEHHOMO pUCKa.

. 3aKp0171Te kabenbHble BBOAbI ANEKTPUYECKMX coeauHeHnin. icnonb3aynte TOnbKo KabenbHble CanbHUKK 1 pa3bemMbl,
pa3pelleHHble aAna COoOTBEeTCTBYOLWEero tmna 3alunTbl.

AOI’IACHO!

HenpaBunbHbIA KOHAYUT
OnacHoCTb B3pblBa BO B3pbIBOOMACHbIX 30HAX M3-3a OTKPLITOrO BBOAA kabenen unv HenpaeBubHOro KOHAyUTA.

e Heobxoaumo ycTaHOBUTL BNOKMPOBKY 3aXWUraHUs B KOHAYUTE Ha ONpeaeneHHOM PacCTosiHUM OT Bxoaa npubopa.
Heobxoammo cobntoaaTb HauMoHanbHbIE NONOXEHWS U TpeboBaHWsA, NpUBeAeHHbIE B COOTBETCTBYIOLLUX
paspeLueHusix.

CMm. Takxke

TexHun4yeckne aaHHble (c. 138)

A\ oracror

HenpaBunbHasi yctaHoBka B 30He 0

OnacHocTb B3pbiBa BO B3PbIBOOMACHbLIX 30HaX.

e Heobxoanmo no3aboTnTbCSt 0 AOCTATOYHOW FrEPMETUYHOCTM NPU NPUCOEAMHEHUN K TEXHONOMMYECKOMY MPOLIECCY.
o CobniopanTte TpeboBanus ctaHgapta IEC/EN 60079-14.

A\ oracror

Motepst 6e3onacHOCTM yCTPOCTBA BO B3pbIBO3ALLMLLEHHOM UCTIONHEHUN «BapbiBoHenpoHnLyaemas o6onoyka»

OnacHocTb B3pblBa BO B3PbIBOOMACHbLIX 30Hax. Ecnv ropsyne rasbl BLIPBYTCA U3 repMeTUYHOro Kopnyca, a pacCcTosHue oo
TBEpObIX aeTtanein okaxxeTcsl HeGoNbLINM, TO 3TO MOXET NpmnBECTU K B3PbIBY.

¢ Heobxogumo no3aboTnTbCA 0 TOM, YTOObI COXpaHsanach LWenb AN npegoTBpaLleHus npobosi ¢ MMHMMAnNbHON
WrpuHoi B 40 MM 00 TBEPAbIX AeTanen.

@ LUenb ana npepoTepalleHusi npobos
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AOI’IACHO!

MoTeps B3pLIBO3ALYUTHI
OnacHocTb B3pbiBa BO B3PbIBOOMACHbLIX 30HaX MPU OTKPLITOM UMW HEMNPaBUIbHO 3aKPbITOM YCTPONCTBE.
e 3akponTe yCTPOWCTBO, Kak onncaHo B rnaee «[logknoyeHne yctponcTtea (. 124)».

A\ ocroroxtor

"opsune namepuTernbHbIe cpefbl HarpeBaroT NOBEPXHOCTU
OnacHocTb oxora npu Temnepartypax nosepxHocTel yctporictea Bbiwe 70 °C (155 °F).
¢ [pyHVMaliTe cOOTBETCTBYIOLME MEPbI 6E30NacHOCTU, HaNnPUMeP, Mepbl 3aLLUTbl OT MPUKOCHOBEHWS.

e CpepcTBa 3aWuThl OT NMPUKOCHOBEHWS JOIKHbI BbITb CKOHCTPYMPOBaHbI Tak, YTOObI He Bblna NpeBbilLeHa
MakcumarnbHas gonycTumas TemnepaTtypa oKkpyxaroLlen cpedbl Ans yctpoictea. Cobniogalite AaHHble, MPUBEAEHHbIe
B rnase «TexHunyeckne gaHHble (C. 138)».

A\ ocroroxor
BHeLuHWe Harpysku

MoBpexaeHus NPUGOPOB M3-3a CUMbHBLIX BHELLHUX HArpy3ok (Hanpumep, TENIOBOE pacLLMPEHNE UK HaMNPsXKEeHUs B
Tpy6ax). MoxeT NponcxoamnTb BblAENEHNE N3MEPSEMOii cpedb!.

e Heobxoaumo npefoTepaLlaTb BO3AEUCTBME Ha NPUOOP CUMBbHBLIX BHELLUHWUX HArpy3ok.

3.1.1 TpeboBaHusi K MECTY YCTaHOBKM

A\ oracror

HepocratoyHas BEHTUNALUS
Mpubop MOXeT neperpeBaThCs U3-3a HELOCTATOYHOW BEHTUNALUM.

¢ Heobxogumo YCTaHOBUTb anl6op Taknm o6pa30M, 4YTOObI UMENOCH [OCTATOYHO NPOCTpaHCTBa ANA BEHTUNALUNN.

o Cobniogaiite MakcumarbHO AOMNYCTUMYIO TeMnepaTypy okpyxatowei cpeapl. Cobniogarite AaHHble, NPUBEAEHHbIE B
rnaee « TexHuyeckue aaHHble (c. 138)».

A\ ocroroxtor
ArpeccuBHble cpefbl

MoBpexaeHue yCcTpoicTBa BCNeACTBUE NPOHUKHOBEHWS arpeCCUBHbIX MApOB.
e Y6eauTechb, YTO YCTPOWCTBO MPUrOAHO AJ1St UCTONb30BaHUS B AaHHbIX YCIOBUSIX.

BHUMAHWE!

MpsiMble conHeYHbIE Ny4n
3aBblLLEHHas NOrpeLHOCTb M3MEPEHUS
e 3awmuwanTe yCTPOMNCTBO OT BO3AENCTBUS MPSMbIX CONTHEYHBIX JTyYen.

MpuHMariTe Bce Mepbl, 4TOObLI He Bbina NpeBbilleHa MakcuMarsbHas gonycTMmas TemnepaTtypa OKkpyxaroLlen cpedbl Ans
yctpoinctea. CobnioganTe faHHble, NpuBeAeHHbIE B rnase « TexHnyeckne gaHHble (. 138)».
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3.1.2 Hapgnexalas ycraHoBKa

3.1.2.1 HeHaanexawimi MoHTax

BHUMAHWE!

HenpaBunbHbI MOHTaX

HenpaBunbHbIi MOHTaX MOXET NPUBECTU K NMOBPEXAEHUIO U Pa3pYLIEHUIO YCTPOWCTBA UMW K HAPYLLEHWIO ero
(PYHKLMOHAMBHBIX XapakTEPUCTUK.

e [lepen ycTaHOBKOI yCTpoicTBa yGEeAUTECH B OTCYTCTBUM BUAVMbIX MOBPEXOEHWA.
e [lpoBepbTe KaYeCTBO TEXHOMOMMYECKMX PasbeMoB U NPUroAHOCTL UCMONb3yeMblX MPOKIaO0K U YNIOTHEHWIA.

e [lpu MOHTaxe yCTpOWCTBa NONb3yNTECh HAANEXaLMMN MHCTpYMeHTamu. NprH1uManTe BO BHUMaHWe Hopmayuio,
npuBeAeHHyo B TexHnyeckme ganHole (c. 138) kacatenbHo TpeboBaHUAM MO YCTAHOBKE KPYTALLEro MOMEHTA.

A\ ocroroxtor

Moteps creneHn 3awmThl yCTPOCTBA

MoBpexaeHns yCTPOUCTBA, Bbl3BaHHbIE OTKPLITLIM UM HEMPABUITLHO 3aKPbITbIM KOprycoM. [puBeaeHHbIE Ha TUMOBOW
3aBoACKoM Tabnuuke u B rnaee « TexHnyeckme aaHHble (c. 138)» AaHHble B OTHOLLEHUM CTEMEHM 3auTbl bonblLue He
OEenCTBYIOT.

e Y0Gegutecb B TOM, 4YTO YCTPOWCTBO HALEXHO 3aKpbITO.

CM. Takke

MopkntoveHue ycTporictea (c. 124)

3.2 [leMoHTax

A\ oracror

HenpaBunbHas pastopka

B pesynbTaTte HenpasBunbHOW pa3bopkn MOryT BO3HUKHYTh CrieAyoLLme OnacHOCTY:

- TpaBma OT ygapa 3/1eKTPUYECKMM TOKOM

- BbigeneHne BpeaHbIx BELECTB NpY NOAKMIOYEHNN K TEXHONOMMYECKOMY NpoLieccy

- OnacHocTb B3pblBa B 30HE MOBbILLIEHHOIO pUcKa

Mpu nposeaeHun pasbopku cobnoaarite cneayoLwue npasuna:

e [lepen Hauanom paboT y6eautech, YTO BO3AENCTBMNE BCEX (hr3MYECKMX (DaKTOPOB (AaBneHus, TemnepaTtypbl,
3MEKTPUYECKOro ToKa M T. A.) UCKIOYEHO UM CBeAeHO k 6e30nacHoOMy YpOBHIO.

e Ecnu ycTpoONCTBO COAEPXKUT onacHble BELLECTBA, UX CneayeT BbINyCTUTL nepep pasbopkon. MNpocneaute, 4tobbl npu
3TOM He BbIAENSANUCh BELLECTBA, ONacHbIe AN OKpyKatoLen cpeaebl.

e [IpoBepbTe HAOEXHOCTb OCTaBLUMXCS COeANHEHWHN, 4YTOObLI N3bEXaTh noBpeXaeHUNn B criyvyae HenpegHamepeHHOro
3anycka TexHOosiorn4eckoro npouecca.

3.3 MoHTaX (KpoMe U3MepeHUs1 YPOBHSI)

3.3.1 YkasaHus Mo MOHTaXxy (KpoMe U3MepeHusi YPOBHS)
Ycnosus

Mpumeyvanve

CpaBHuTte Tpebyemble 3KCnnyaTauyoHHbIe NapamMeTpbl CO 3HAYEHUAMU, YKa3aHHbIMW Ha 3aBOACKOM TUMOBOW Tabnunuke.
B cucTemax ¢ pasgenutenamu AaBreHus cobnofainTe Takke AaHHble, yKa3aHHbIe Ha pasgenuTensmx.
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Mpumeyvanve

awumwarite nsmeputenbHbIi npeobpasoBaTenb AaBNeHUs OT:
e [psiMoro TennoBoro nsnyyeHns

e Pe3skux konebaHuin TemnepaTtypel

e CunbHbIX 3arpsi3HeHni

e MexaHn4yecknx NoBpeXaeHUN

e [IpAMbIX CONHEYHbIX NyYnen

MecTo yCTaHOBKM AOMKHO COOTBETCTBOBATL CrEAYOLMM TPEGOBaHMSAM:
® xopoullasi OCTYMNHOCTb

®  KaK MOXHO GrvKe K MecTy n3mMepeHus

® OTCyTCTBME BUGpaLui

® B ManasoHe AOMNyCTUMbIX TEMMEPaTyp OKpYXatoLei cpeapl

MoHTaXKHoe noro)xeHue

M3ameputenbHbIn npeo6pasoBaTenb AaBlieHna MOXHO YCTaHOBUTb Hag unn noa Mectom 3a6opa AaBleHunsa.
PeKomeH,qyemoe pacnonoxeHne 3aBUCUT OT arperaTtHoro COCToAHuA msmepﬂemoﬁ cpeabl.

MoHTaXxHOe nornoxeHue npn usmepeHun rasos
YcTaHoBUTE U3MepuUTenbHbIf npeoGpasoBaTenb AaBneHna Hag MmecTtom 3a6opa AasneHusa.

MponoxuTe NUHUIO JaBMEeHUsI C HAKMOHOM BBEPX K MecTy 3abopa AaBneHus ¢ Tem, YToGbl 06pasyowmniicsl KoHOEeHcaT Mor
cTekaTb B rMaBHYHO NMUHKIO, He COUBAs BENIMYMHY U3MEPEHNS.

MoHTa)HOe noroxeHue npn usmepeHun napa n XKuakocren
YcTaHoBUTE U3MepUTenbHbIN npeoGpasoBaTenb AasneHna nog mectomMm 3a6opa AaBneHua.

npOﬂO)KVITe NIMHUIO OaBeHUA C NOCTOAHHbIM NOOABEMOM K MECTy 3a6opa AaBleHund, YTOObI npmuMmecu rasa mMornun BbiIXoanTb
B NMaBHYK JIMHUIO.

3.3.2 MoHTax (KpoMe YpOBHS1)

MpumeyvaHue
MoBpexaeHne N3mMepuTesbHOM AYEKK

He BpawyaTb 3a kopnyc ons MoHTa)xa NoACOeAMHEHMs K npoueccy. Bcneactere BpalyeHns MOryT BO3HUKHYTb MOBPEXAEHNS
M3MEpPUTENBbHON AYEIKN.

Bo n3bexaHne noBpexaeHusi kopryca pe3sboBble raiiku U3MepuUTENbHOW SUERKM MPUBUHTUTL C MOMOLLbIO FAEYHOrO KITtoYa.

Mopsinok gencreni

KpenneHue nameputenbHoro npeobpasoBaTtens AaBneHus K NOAKIYEHNIO K NMPOLECCY AOMKHO BbIMOMHATLCA C MOMOLLbIO
COOTBETCTBYIOLLErO NHCTPYMEHTA.

CM. Takke

Hauano BBoaa B akcnnyartauuio (c. 127)
3.3.3 KpenneHue

KpenneHne 6e3 MOHTaXXHOrO yrorska

MN3meputenbHbili npeobpasoBaTenb AaBNeHNUs MOXET KPENUTLCSI HEMOCPEACTBEHHO K MOAKMHOYEHMIO K MPOLECCY.

KpenneHne ¢ MOHTaXHbIM YrofikoMm
MOHTaHbIIA YronbHUK KPenuTcs criegyoLum o6pasom:

® K CTEeHe UM MOHTa)XHOW CTOMKE C NMOMOLLbIO ABYX BUHTOB
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® C NOMOLLBIO TPYOHOro XOMyTa K rOpM30HTarnbHOM Unn BepTUKanbHOM MoHTaxHon Tpybe (J 50 go 60 mm)

VameputensHbIn npeo6pasoBaTenb JaBneHns yCcTaHaBNMBaEeTCHA Ha MOHTaXHbIN YrOfoK C MOMOLLbIO ABYX Npunaraembix
BUHTOB.

Puc. 3-2 KpenneHue nsmeputenbHoro npeobpasoBaTens LaBeHUsi C MOHTaXHbIM YrONkoM Ha npumMepe
AnbbepeHUMansHOro AaBreHusi, FopM3oHTaslbHbIE NMHUM aKTUBHOTO AaBneHus
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Puc. 3-3 KpenneHue nsmeputenbHoro npeobpasoBaTens faBeHUsi C MOHTaXHbIM YrONKOM Ha npumMepe
AnbbepeHUMansHOro AaBneHus, BepTUKanbHbie NTIMHUM aKTUBHOTO [AaBlieHus

3.4 MoHTaX ans UsMepeHUs YpoBHSA

3.4.1 YKasaHusi N0 MOHTaXy [Ar1sl YpOBHS

HayvanbHble ycnoBusi

Mpumeyvanve
CpaBHuTe Tpebyemble aKchnyaTaLMOHHbIE NapamMeTpbl CO 3HAYEHUSIMU, YKa3aHHbIMU Ha 3aBOACKOM TUMOBOW Tabnunyke.
B cuctemax c pasgenutenamMmn gasneHusa coﬁmo,qame TaKXe aHHble, YKa3aHHble Ha pa3genmtenamx.

Mpumeyvanve

3awmuianiTe nameputenbHblli npeobpasoBaTtenb AaBEHNUS OT:
e [lpsAMoOro TennoBOro n3nyvyeHunsi

e Peskux konebaHu Temneparypbl

e  CurnbHbIX 3arpsi3HeHNi

e MexaHu4yecknx nospexaeHun

e [IpAMbIX COMHEYHbIX Ny4nen

MpumeyvaHue

BbicoTa, Ha koTOpoI pacnonaraetcs dnaHewl pesepByapa Afsi KpenseHus n3mMepuTensHoro npeobpasoBartens, 4OMKHa
6bITb BbIOpaHa TakMm 06pa3om, YTo6bl HAMMEHBLUMI 3MEPSEMbIV YPOBEHb XNOKOCTU MOCTOSAHHO HAXOAUNCA Hag draHuem
UINW Ha ero BEPXHEeN KPOMKe.

MecTo ycTaHOBKM JOMKHO COOTBETCTBOBATL CreayoLWwum TpeGOBaHVIﬂMZ
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® xopoLliasi 4OCTYMNHOCTb
®  KaK MOXHO BnvKe K MecTy N3mMepeHus
® OoTCyTCTBME BMOpauwmi

® B ManasoHe AOMNYyCTUMbIX TEMMNepaTyp OKpyXatoLen cpeapl

3.4.2 MoHTax Ans namepeHus ypoBHS

MpumeyaHue

[ns MoHTaxa noTpebytoTcsa YNNOTHEHUS. YNNOTHEHNUS AOMKHbI BbITb COBMECTUMbI CO CPEAON, YPOBEHb KOTOPOI ByaeT
N3MepPSITb AaTHUK.

YNnoTHeHns He BXOOAT B KOMMNEKT NOCTaBKWU.

Mopsinok gencreni
Y7106l CMOHTMPOBAaTL N3MEpPUTENbHbI NpeobpasoBaTenb AN U3MEPEHUS YPOBHS, BbINOMHUTE CreayoLimne OeicTBus:

1. MNonoxuTe ynnoTHeEHNe Ha OTBETHbIN hraHew, cocyaa.

CneguTe 3a Tem, 4TOObIl YNNOTHEHME ObINO PacrnonoXeHO NO LEHTPY U HEe OrpaHnyMBano NogBMXKHOCTb pasgenuTeribHo
MeMbpaHbl donaHLa Ha kakom-nnmbo yyacTke, Tak kak B MPOTUBHOM CllyYae repMeTUYHOCTb COeAMHEHUS C
TEXHONOMMYECKUM NPOLIECCOM HE rapaHTUpyeTCs.

2. 3akpenuTe BUHTaMK (briaHeLl, N3MepuTeNbHOro npeobpasoBaTtens.

Cne,qme 3a NnoJioXXeHnem npu MoHTaxe.
3.4.3 MoaknoyeHne NMHUK oTpULATENbHOrO AaBneHus

YcTaHOBKa Ha OTKpbITbIA pesepByap
Mpy n3MepeHn Ha OTKPLITOM pe3epByape JNIMHUS HE HYXHa, Tak kak MUHYCOBasi Kamepa CoefiMHeHa ¢ aTMocdepoi.

3awmuiariTe OTKpbITbIE COEAMHUTENBHbIE LUTYLEPLI OT NONagaHus rpsasv, HanpuMep, ¢ NOMOLLLI0 pe3bboBbIX NPOGoK ¢
BO34YLUHbIMM KnanaHamm 7MF4997-1CP.

dopmyna:
Hauano nsmepenns: pya=p-g- hu

KoHey namepeHusa
— 4 T KoHeL namepeHusi: pve=p - g - ho

N J

PacnonoxeHne n3mMepuTenbHbIX NPUGOPOB Ha OTKPLITOM pesepByape

hu HwxHuin ypoBeHb Apwa Hauano nsmepenns

ho BepxHuin ypoBeHb Apwme KoHey namepeHus

p [asnexune p [MnoTHOCTL cpeabl B pesepByape
g YckopeHve cBob60aHOro nageHus
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YcTaHOBKa Ha 3aKpbITbIi pesepByap

Mpu “3MepeHnn B 3aKpbITOM pesepByape 6e3 06pa3oBaHUA KOHAeHcaTa Uin ¢ HebonbLMM 0Bpa3oBaHMEM KOHAeHcaTa
TpyGOoNpoBOA OTPULATENBHOTO AaBMeHNsl OCTaeTCs He 3anonHeHHbIM. [ponoXuTe NUHUI Takum o6pasom, YToGbI He
obpasoBanvck nepeyBrnaxHeHHble 30HbI. [Py HEOBXOAMMOCTU YCTaHOBUTE KOMMEHCALMOHHbIN pe3epByap.

Cratuyeck
Haenexnune

oe

e

N

MakcumaneHOE NoKasaHue

/

‘\ \ razoHanonHeHHaA NuH

WA OTpUUaTeNsHOro a
aBneHus

OnopHan AMHuA
W3IMEPHUTENBHOTO npeoﬁpaSOBaTenﬂ

dopmyna:
Havano namepenns: Apma=p-g- hu
KoHeL namepenus: Apme =p - g - ho

PacnonoxeHne n3mMepuTenbHbIX NPUGOPOB Ha 3akpbITOM pesepByape (6e3
UK ¢ HeGOorbLMM BbiAeNIeHMeM KoHZeHcaTa)

hu
ho

HwxH1in ypoBeHb

BepxHuii ypoBeHb

[aeneHue

Apwma
Apwme

p
9

Hayano namepeHus

KoHel, nsmepeHus

[MnoTHOCTL cpeabl B pesepByape
YckopeHue cBo60AHOrO NaaeHus

Mpu n3amepeHnn B 3aKpbITOM pe3epByape C MHTEHCUBHBLIM 06pa3oBaHMeM KOHAeHcaTa He0bX0AMMO 3anoNHUTb
TpybonpoBoa OTpMLaTENBHOrO AaBNEHUs (Kak NpaBumo, KOHAEHCATOM cpefbl UBMEPEHUST) U CMOHTMPOBATL YPaBHUTENbHbIN
pesepsyap. Mpubop MoXeT GNOKMpPOBaTLCS, HAaNPUMeEP, Yepe3 ABONHOM BEHTUNbHbINA 6riok 7MF9001-2.

CTaTuueCKoe/-

L I

[asneHuwe

N

MakcumaneHoe NoKkasaHue

MNocToAHHBIA
ATanoHHLIA

YpOBEHb

KoHey uamepeHus HaNONHEHHAR KUAKOCTLI0
AMHUA OTPULATENLHOTO A
BNeHWA

OnopHan NUHWA

_

HW3IMEDUTENBHOTO

_/ npeobpasosaTens X'

dopmyna:

Hayvano nsmepenus:
Apva=g - (hu-p-hv-p')
KoHel namepenus:
Apva=g - (ho p-hv-p')

PacnonoxeHue n3mMepuTenbHbIX NPUGOPOB Ha 3aKpbITOM pesepByape (CuIbHoe

obpasoBaHune KoHAeHcaTa)
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hu HwxHWI yposeHb Apwma Hayvano namepeHus

ho BepxHuin ypoBeHb Apwme KoHey namepeHus
hv 3asop wryuepa p lMnoTHoCTL cpeapl B pe3epayape
p Hasnexune p' [MTNOTHOCTL XMAKOCTM B NIMHUM OTpULIATENBHOIO
[aBneHns 00OTBETCTBYET MMEIOLLIENCs Tam
Temneparype
g YckopeHve cBob0aHOro nageHus

MopkntoyeHne K NpoLeccy Ha MUHYCOBOW CTOPOHE - BHYTPEHHSIS pe3bba 1/4-18 NPT unu oBanbHbI donaHed,.

JTuHUs ans oTpuuaTeNbHOro AaBMNEHUs N3roTOBNSIETCS, Hanpumep, U3 6eCLUOBHOM cTanbHOM TPyObl 12 MM X 1,5 MM.

4 MNopkntovyeHune

4.1 OcHoBHble npaBuna TeEXHMKN 6e30NacHOCTH

AOI’IACHO!

HecooTtBeTcTByloOWMe kabeny n/unu kabenbHble KOHHEKTOPbI
OnacHocTb B3pbiBa BO B3PbIBOOMNACHbLIX 30HaX.

e llcnonb3ayinTe TONbLKO COOTBETCTBYOLMNE Kabenu n kabenbHble KOHHEKTOPLI, OTBeYalLme TpeboBaHnaMm,
npvBeAeHHbIM B rNaBe « TEXHUYECKNe xapaktepucTtmkmy (c. 138).

e KabGenbHble KOHHEKTOPbI 3aTAHUTE C KPYTALIMMUA MOMEHTaMU, yKa3aHHbIMU B rnaBe «TexHu4yeckue XapaKkTepUCTUKn»
(c. 138).

e [lpu 3ameHe kabernbHbIX KOHHEKTOPOB MUCMONb3YATEe COEAMHEHUS TOTO XXe BUAa.
e [locrne ycTaHOBKY NPOBEpbTE XKECTKY0 Nocanky kabenei.

AOI’IACHO!

OnacHoe npy NPMKOCHOBEHUU 3NEKTPUYECKOE HaNpPsiKeHUe Npy UCTIOSNTHEHUSIX C 4-NMPOBOAHUKOBLIM AOMNOSTHEHUEM
OnacHOCTb NOPAXEHWS SNEKTPUYECKMM TOKOM MPU HEHAANEXaLLeM NOAKIMIOYEHNI SNEKTPUYECKUX AeTarne.

e [lpu nogknoveHNN aNeKTpUYEeckUx aeTtanei cobnioaaiite AaHHble, NPUBEAEHHBIE B PYKOBOACTBE MO 3KCMnyaTaumm 4-
NPOBOAHUKOBOrO JOMOJTHEHNS.

CM. Takke

TexHnyeckne gaHHble (c. 138)

AOI’IACHO!

HeHapnexallee anekrponutaHue

OnacHOCTb B3pbiBa BO B3PbIBOOMACHBIX 30HaX NPW HEHAAIEXalleM 3NeKTPONUTaHUK, HanpUMep Npu UCMNONb30BaHUM
MOCTOSIHHOTO TOKa BMECTO NepeMeHHOro.

¢ [logknioyanTe yCTPOMNCTBO B COOTBETCTBUN C YKa3aHWAMM B OTHOLLEHUM UCMOSb3YeMbIX Lienei NUTaHNa 1 CUrHanbHbIX
ueneri. CooTBETCTBYIOLLME NPeAnMcaHns npueeaeHbl B cepTudukaTax, B rnaBe « TexHudeckme gaHHble (c. 138)» n Ha
nacnopTHou Tabnmyke.

A\ oracror

Heb6esonacHoe CBEPXHU3KOE HarpsiKeHNe
OnacHocCTb B3pbiBa B OMACHOW 30HE U3-3a HAMPSHKEHNS NEepPeKpbITUS.
o [logknioyanTe yCTPONCTBO K CBEPXHU3KOMY HanpsixeHuto ¢ 6esonacHoli nsonsuueri (SELV).
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A\ oracror

OTCyTCTBVIe KOMneHcauuu noteHumana

Mpn OTCYTCTBMM KOMNEHCaAUUKN NoTeHUMana BO3HNKaeT ONacHOCTb B3pbiBa BO B3PbIBOOMACHbLIX 30HaXxX B pesyrnbTaTe
nepexoaHoro Toka nnun UCKp.

e YOepuTecb B HanMuum KOMMNeHcauuun noTeHumana ansa ycTponcTea.

UckroueHune. [Inst yCTPoOWCTB BO B3pbIBO3aLLMLLEHHOM NCkpobe3onacHoM ucnonHexnm "Ex i" nogknioveHne komneHcaumm
noTeHumanos He TpebyeTcs.

AOI’IACHO!

HesawmueHHble BbIBOABI NPOBOOOB
OnacHocTb B3pbiBa BO B3PbIBOOMNACHbBIX 30HaX NpU HE3aLMLLEHHBIX BbIBOAAX MPOBOAOB.
e Ob6ecneubTe 3aLWMTY HENCMNONb3YEMbIX BbIBOAOB NpoBoAoB cornacHo IEC/EN 60079-14.

AOI’IACHO!

HenpasunbHas npoknagka akpaHMpOBaHHbIX MPOBOAOB
OnacHoCTb B3pblBa BCNEACTBUE NEPEXOOHbIX TOKOB MEXAY B3PbIBOONACHON 1 B3pbIBOGE30MNaCcHO 30HaMMU.

e 3azemnsiiTe aKpaHUPOBaHHbIE MPOBOAA, KOTOPbIE BEAYT BO B3PbIBOOMACHbLIE 30HbI, TOMBKO HA OAHON CTOPOHE.
e [lpu 3a3emneHun ¢ ABYx CTOPOH Bam noTpebyeTcsi NponoxuTb OAMH NPOBOZ AJ1S BbIpaBHUBAHMWS NoTeHUMana.

AOI’IACHO!

MopknioueHne ycTporcTBa Nog, HaNpsKEHMEM
OnacHoCTb B3pblBa B 30HaX MOBbILLEHHOMO pycKa.
e [MopakntoyanTe yCTPOMCTBO TONBLKO B 06ECTOYEHHOM COCTOSIHUM.

NcknioyeHue:
e CxeMbl C orpaHM4yeHHbIM PECYPCOM 3HEPTM MOTYT NMOAKIIOYATLCS BO B3PbIBOOMACHbLIX 30HAX TakXkKe Npu Hanuyum
HanpsPKeHus!.

e cknioveHus ans Tuna sawmTbl "6e3bickpoBbii NA" (30Ha 2) perynupyroTcsa B COOTBETCTBYIOLMX cepTudmkartax.

A\ oracror

HenpaeunbHbIi BeIGOPp TMNa 3allUThI

OnacHocTb B3pblBa B 30HaX pucKa.

[ina gaHHOro ycTponcTea paspeLleHo NCnonb30BaTbh HECKOMBbKO TUMOB 3aLUUTHI.
1. BbIGepuTe HyXXHbIA TUM.

2. TloacoenvHnTe YCTPOMCTBO B COOTBETCTBUM C BbIGPaHHBLIM TUMOM 3aLLUTHI.

3. YT06bl B GyayLlem He AOMYCTUTb HEMPABUIBHOMO UCMONb30BaHUS 3aLlMThI, 3a4ePKHUTE Ha NacropTHOW Tabnuyke
Heuncnonb3yemble TUMbl 3aLnTbI.

BHUMAHWE!

CrnuvwKom BbICOKasi TeMnepartypa OKpyKaloLen cpeapl
MoBpexaeHve n3onsaLuM NPoOBOAOB.

e [lpu TemnepaType okpyxatoLien cpeabl = 60 °C (140 °F) u Bble cnegyeT NPUMEHATL TEPMOCTONMKME NPOBOAA,
paccyMTaHHble Ha TemMnepaTypy, NPeBbILLAIOLLYI0 TeMnepaTypy OKpyxatoLein cpefpbl kKak MuHuMym Ha 20 °C (36 °F).

BHUMAHWE!

OwmBoYHbIE pesyrnbTaTbl UBMEPEHUS NPY HENPABUITBHOM 3a3eMITEHUM

He pgonyckaeTcs 3a3emneHne yCTpoicTBa Yyepes knemmy "+". 3To MOXeT NPUBECTU K HemnonaakaM v CEpbE3HOMY
NnoBpeXaeHNIo YCTPOCTBA.

e [lpn HeobxoanmocTn cnenyeT ncnonb3oBatb AA 3a3eMIeHna Knemmy
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MpumeyvaHue
OnekTpomarHuTHas coeMectumocts (OMC)

[laHHOe yCTPOICTBO MOXHO MCNOMb30BaTh HA NPOMbILLUIIEHHBLIX NPEANPUSATUSIX, B AOMALIHMX YCMOBUSIX U B MENKMX
MacTepCKuX.

MeTannuyeckuii kopnyc o6nagaeTt NOBbILIEHHON 3NEKTPOMArHUTHON COBMECTMMOCTLIO OTHOCUTENBHO BbICOKOYACTOTHOMO
n3nyyeHusi. 3almTa OT BbICOKOHACTOTHOIO N3Ny4YeHNst MOXET ObITb ycureHa npu 3asemsieHnn Kopnyca - CMOTpU rnasy
«TexHu4eckune aaHHble (c. 138)».

Mpumeyvanve

MoBbILLIEHME MOMEXOYCTONYMBOCTU

e CurHanbHble kabenu Heo6xoauMo NpoknagbiBaTh OTAENBLHO OT NIMHUIA C HanpsikeHnem >60 B.

¢ Vcnonb3yiite kabenu ¢ 3akpyYeHHbIMMN XUNamu.

e YCTpPOWICTBO 1 Kabenu JomKHbl HAXOAUTLCSA Ha ONPeAENEeHHOM PACCTOSIHUM OT CUIbHbIX 3NEKTPOMAarHUTHBLIX MOMNe.

e Heobxoanmo ucnonb3oBaTb 3KpaHMPOBaHHLIE kabenu, Ans Toro 4Tobbl 06ecneYnTb BbINONHEHNE cneludmrkaLum B
cooteeTcTBUM ¢ HART.

e [logpobHy MHGOPMALMIO KacaTeNbHO CBSA3M C NnomoLbio npoTtokona HART cMoTpu rnaBy « TeXHUYeCKue AaHHble
(c. 138)».

4.2 MNopknioyeHue ycTponcTea

OTKpbITb YCTPOWACTBO

1. TopuoBbIM LLECTUrPAHHBIM KIO4OM (3 MM) ocrnabuTb dnKcaTop KpbILLKM.

2. OTBMHTUTE KPbILLKY KNEMMHOM KOpoOku. Ha kopnyce ¢ COOTBETCTBYIOLLEN CTOPOHbI HaHeceHa Hagnnck «3AXKKMbI
OBMOTKW».

MoaxnioueHne ycTporcTBa
1. BcTaBbTe COeauHUTENbHBIN Kabenb B kabenbHbii eog ().

2. TogkniounTe YCTPOMCTBO K 06OPYAOBAHUIO C MOMOLLILIO MMEIOLLLErOcs BXoAa AN NnoacoeAnHEHUs 3alMTHOro
sazemnerns D).

3. lMogkntounTe XMnbl NPOBOAA K COEANHUTENBHBIM KreMMam @ "+
Cobntogarite nonspHocTb! MNMpn HEOGXOAMMOCTM 3a3eMUTE YCTPOWCTBO Yepe3 COeaAnHEHNE

sazemnerns @.

, coeanHuB "-" ¢ Knemmonm

4. I'Ipm HeO6XO,D,MMOCTI/I NOOKNK4YNTE 3KPaH K BUHTY KINeMMbl 3a3eMIieHnda @ OTa knemma ANEeKTpn4yeckn coegmnHeHa c
BHELIHUM NOAKNKYeHneM 3allMTHOro 3as3emMieHuns.
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HART | PROFIBUS PA wnu Foundation™ Fieldbus FF

O) Paspgenvtens nuTaHnsa ¢ BCTPOEHHbLIM Harpy304HbIM ® PukcaTop KpbILLIKN
CONpPOTUBNEHNEM
® BcnomorartensHoe nutaHue @ [MopknioyeHne 3awmnTHOro 3asemnexuns/
Knemma ans BblpaBHMBaHUS NOTEHLNANOB
® KabenbHblli BBOA AN BCNIOMOraTenbHOro nutaHus 1 MopkntoyeHue k npoueccy
aHarnoroBoro Bbixoaa
@ CoeauHuTenbHble KnemMMmbl @ Knemma 3a3zemneHus
® TecTOBbIN KOHHEKTOP ANS M3MepuTenbHOro npubopa PROFIBUS PA wnun Foundation™ Fieldbus FF

NOCTOSIHHOrO TOKa MMM BO3MOXHOCTb MOAKMHYEHUS
BHelwHero gucnnesa (HegoctynHo ¢ PROFIBUS PA u
Foundation™ Fieldbus FF)

lMpucoeamHeHne anekTponuTaHus

3akpbITb YCTPONCTBO

1. TNPUWBUHTUTBL KPbILLKA @@ po ynopa.

3adhukeupyiite obe Kkpbiluku dukcatopamu @ ®.

2

3. 3akpoliTe KpbILWKy KnaBuL @.

4. 3aTsHWKe BMHTbI KPbILLKM KNaBuLL.
5

MpoBepbTe repMeTUYHOCTb B COOTBETCTBUM C TUMOM 3aLUUTbI 3arnyLuek @ 1 KabenbHoro KOHHEKTOpa @
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@ KpbliLwka knasuLu 3arnywkn

@) KabenbHblli KOHHEKTOP dukcaTop KpbILWKKX (NepeaHen)

® dukcaTop KpbILWKKM (3aaHewn) Kpbilwka (nepefHsas), onyuoHansHO co

CMOTPOBbLIM OKHOM
@ Kpbliwka (3agHss) 61oka anekTpuyeckmx dukcaTop KpbILWKM AN KNONyca U3 HepxaBetoLLein
NOAKMIOYEHNI cTamm

Pwuc. 4-1 Bua nsmeputensHoro npeobpasosatensi Aaenexus: Cnesa: 3agHssa ctopoHa, cnpasa: [NepegHsia cTopoHa
5 Beopg B akcnnyaTtayumio
5.1 OcHoBHbIe nNpaBuna TexHUKU 6esonacHoCTH

A‘-IPE3BbI‘-IAI7IHO ONACHO!

TOKCUYHbIE rasbl M XXUOKOCTH

OnacHocTb OTpaBneHns Npu BbiNycke BO3Ayxa U3 yCTPOUCTBA: NpU U3SMEPEHMM B TOKCUYHOW TEXHONOMrMYECKon cpeae
MOryT BblAeNATbLCA TOKCUYHbIE radbl N XXUOKOCTHU.

o [Ipexae Yyem BbiNyckaTb BO3OyX U3 YCTPOMCTBA, y6e/:w|Ter, YTO B HEM HET TOKCUYHbIX ra3oB UMK XXWOKOCTEN, Unn
npuMUTE Haanexatwimne mepbl ©e3onacHocTK.

AOI‘IACHO!

HeHapnexalyuii BBOZ B SKCMITyaTauuio BO B3pbIBOOMNACHbBIX 30HAX
OTkas ycTpoiicTBa UM ONacHOCTb B3pbiBa BO B3PbIBOONACHbLIX 30HaX.

e BBopg ycTporicTBa B 3KCnnyaTauuio [OMNycKaeTCs TONbKO NOCAE NOMHOr0 MOHTaXa 1 NOAKMIOYEHNS B COOTBETCTBUN C
OaHHbIMK, NpUBEAEHHbIMU B rnaBe « TexHnveckue aaHHble (C. 138)».

e [lepen BBOAOM B 3KCMnyaTaumio obpaTuTe BHUMaHWe Ha BO3AEWCTBME Ha Apyrve YCTPONCTBA YCTaHOBKM.

SITRANS P DS 111/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. TMF4.35..)
126 A5E03693760-03, 05/2015



A\ oracror

OTKpLITME YCTPOCTBA NMOA HANpsKEHUEM
OnacHocTb B3pbiBa BO B3pbIBOOMACHbIX 30HAX.
e OTKpbIBaNTE YCTPOWUCTBO TOMBKO B 06€CTOYEHHOM COCTOSHUM.

e [lepen BBOAOM B 3KCNnyaTaLumio NpoBepbTe NPaBUbHOCTbL MOHTaXa KOXyxa, KpeneHnn Koxyxa u KabenbHbIX BBOOOB
B COOTBETCTBUU C YKa3aHUAMMWN.

UckroueHune. YCTpoicTBa BO B3pbIiBO3aLLMLLEHHOM UCKpO6e3onacHOM McrnonHeHun «Ex i» MoOXHO oTkpbiBaTb BO
B3PbIBOONACHbIX 30HAX TaKKe U NoA HanpsXKeHneM.

Mpumeyvanve
Fopstune noBepxHOCTH

OnacHOCTb 0XXOroB 13-3a FOPSiUNX MOBEPXHOCTEN MPW BbICOKUX TEMMEPATYPax U3MEPUTENBHOMN Cpefbl U BbICOKOW
TemnepaTtype okpyxatoLLeii cpeapl.

e Heo6x0OMMO NPUHSATL COOTBETCTBYIOLLME MEPbI 3aLLUThl, HANpPUMEp, HaAeBaTb 3aLLUMTHbIE NEPYATKM.

5.2 Ha4ano BBoga B akcnsiyarauuio

Mocne BBOAaA B 3KCNNyaTaLuio U3MepUTErbHbIV Npeobpa3oBaTenb cpasy roTos k padoTe.

[ns nonyyeHust cTabunbHbIX NoKa3aHUii Heo6xoaMMO AaTb U3MEPUTENBHOMY NpeobpasoBaTesto NPOrpeTLCs B TEYEHUE
NPUMEPHO 5 MUHYT Nocre BKNYeHUs NUTaHus. MNpun BKMNOYEHUM 3MEPUTENBHOMO NpeobpasoBaTens BbINONHAETCA
nporpamMmma MH1UManusauum npeobpasoBaTens (Npy 3aBepLUeHN Ha aucnnee otobpaxaeTcs: «Init done»). Ecnn
n3mepuTernbHbIN NpeobpasoBaTesib He BLIXOAMT U3 NPOrpaMmbl MHULMANU3aLMmn, NpoBepbTe BCOMOraTebHY0 SHEpPruio.

Paboune napameTpbl AOMKHbI COOTBETCTBOBATL 3HAYEHUSM, yKa3aHHbIM Ha NacnopTHOWN Tabnuuke. Mpwn BKNHOYEHUN
BCnomMoraTtesfnbHOro nTaHna gatyinmk Ha4nHaeTt pa6OTaTb.

[MpunBeaeHHbIe HUXE BapuaHTbl BBOAA B 3KCMNyaTauuio ABASKOTCSA TUNOBbIMKU NpuMmepamu. B 3aBncumoctn ot
KOchmrypaumm YCTaHOBKM BO3MOXHbI pa3finiHble OTKITOHEHUA.

5.3 OTHocuTensHoe aAaeneHue, abconioTHoe AaBneHne U3 cepum
OuddepeHumansHoe aaBneHne u abconoTHoe AaBneHne Us cepum
OTHocuTenbHoe AaBneHue

5.3.1 BBopg B akcnnyartauuio npu paboTe ¢ rasoobpasHbIMu cpeaamm

O6bl4HOE NoakntoYeHne CnevumanbHoe NOAKMNIOYEHNE
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I/IsmepeHme rasos Hag MecTom 3a6opa naBlneHus.

M3amepuTenbHbi npeobpasoBaTtenb AaBneHns
3anopHas apmaTtypa

3anopHbIl KnanaH K npoueccy

® 000

3anopHbIit knanaH Anst KOHTPONbHOro
npucoeavHeHVs Unu ans pessboBoli NPOGKK
BEHTUIALMOHHOIO OTBEPCTUSA

I'Ipe,qBapMTeanble ycnosus

Bce knanaHbl 3aKkpbIThI.

Mopsaok gericTeuin

[na BBOda AaTymMka B aKCniyaTaumio agns paboTbl ¢ rasoobpasHbiMy cpegamm Heo6XoaMMO BbINOSHUTL criedytouime

JencTBus:

s

MN3mepeHue rasos nog mectom 3abopa AaBneHus.

©E0eO

JInHna gaeneHuns

3anopHbIn knanaH

3anopHsbIn knanaH (onuMoHansHo)
Cocyabl anst koHaeHcaTa (onuMoHarnbHo)

BblﬂyCKHbIe KnanaHbl

1. OTKprTb 3anopHbIN KNnanaH Ansg KOHTPOSbHOro NPUCOeaNHEHNS @

2. TMopaTb AaBNeHWe, COOTBETCTBYIOLLEE Hauany U3MepeHUs!, Yepe3 NPOBEPOUHOE CoeaNHEHNE 3anopHoi apmaTypel @

Ha U3MepuUTEnbHbIA npeo6paaoBaTenb AaBneHuna @

[MpoBepuTb Ha4Yano n3mepeHus.

4. OTKOppeKTMpOBaTb Ha4vano naMepeHusa, ecinm OTKIOHAETCA OT XenlaemMoro 3Ha4veHusa

5. 3akpbITb 3anopHbIN KNanaH Ans KOHTPOMbHOro NPUcoeanHeHNs @
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6. OTKpbITb 3anopHbii knanav @ Ha wTyuepe 3a6opa gaBneHus.

7. OTKpbITb 3aNOPHbIN KnanaH K npoueccy ®.

5.3.2 Beoga B akcnnyarauuio Npu HanM4Mm napa u XuaKocTu

N3mepuTenbHbI npeobpasoBaTenb AaBneHus

3anopHas apmaTypa

3anopHbIN Knanax K npoleccy

3anopHbIN knanaH Ans KOHTPONbHOro NPUCOEANHEHUS UMK AN pe3b6oBON NPOBKM BEHTUNSALMOHHOTO OTBEPCTUS
JInHna gaeneHuns

3anopHsbIn knanaH

BbinyckHow knanaH

YpaBHUTENbHbIN pe3epByap (TOMBbKO NpY Hanuyum napa).

s @060

T
—_

NamepeHne napos

MpegBapuTenbHbIE YCIOBUS

Bce knanaHbl 3aKpbIThI.

Mopsinok gencreni

[ns BBOAA M3MepuTenbHOro npeobpasoBaTens B aKCnyaTaumio Npy HanuyMm NapoB W XWAKOCTEN NocTynanTe crneayowmnm
obpasom:

1. OTKPbITb 3aMOpPHbIii KNanaH Anst KOHTPONLHOro npucoeanHernst @ .

2. lMopaTb AaBNeHue, COOTBETCTBYIOLLEE Hauany U3MepeHUsi, Yepe3 NPOBEPOYHOE CoeaNHEHNE 3anopHoi apmaTypbl @
Ha n3mMepuTEnbHbIi NpeobpasoBatens AaneHns (D).
MpoBepUTL Hayano U3MepeHus.

4. OTKOppeKTVIpOBaTb Ha4yano namepeHusa, eciim OTKIOHAETCA OT XenaemMoro 3Ha4eHus

o

3aKpbIThb 3aNOPHBIN KNanaH Ans KOHTPOMLHOro NpucoeanHeHus @.
6. OTKpLITL 3anopHbiii knanaH (B) Ha wTyuepe 3a6opa JaBneHus.

7. OTKpbITb 3aNOPHbIN KnanaH K npoueccy ®.
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54 AnddepeHymanbHOe faBneHne u pacxoa

5.4.1 Yka3aHus No TexHuke 6e3onacHoOCTy Npuy BBOAE B AKCNNyaTauuio Anst UsSMepeHust
anddepeHunansHOro AaBneHnsa n pacxona

AOI’IACHO!

HenpaeurnbHoe unu HeHagyiexatlee ynpasneHve

OTcyTCTBUE MNM HEAOCTAaTOYHO NNOTHas Nocaaka pe3bboBbIX 3arnyLlek U (Unv) Npy HeMpPaBUNbHOE UKW HEHaAexallee
obcnyxvBaHMWe knanaHoB MOXET NPMBECTU K TSHXKeNbIM TpaBMaM Unn 3HauUTenbHOMY MaTepuanbHOMy yLiepby.

Meponpusitus
e CnepguTte 3a Tem, 4T0bObl pe3b60BbIe 3arnyLLUKU U/Mny BO3AYLUHbIA Knana 6binv 3aBMHYEHb! U NAOTHO 3aTAHYTHI.
e Cnepute 3a NpaBUnbHbLIM U HagnexalmMm obCrnyxmBaHMeM KrnanaHoB.

5.4.2 BBog B akcnnyatauumio npu paboTe ¢ rasoobpasHbIMU cpeaamm
O6blyHOE NoakntYeHne CneymanbHoe NOAKINIYEHNE

& [ §—

O) M3amepuTenbHbi npeobpasoBaTens ® 3anopHsle knanaHsbl

AasnexHus
® YpaBHUTENbBHBIA KnanaH @ BbinyckHble knanaHbl
@ @ KnanaHbl nepenaga aasnexHus Cocyabl Ans koHAeHcaTa (OnuMoHanbHo)
® Tpy6onpoBoapl nepenaga AaBneHus ® OnemMeHT, co3aaroLnin nepenag AaBneHus
N3amepuTenbHbin npeobpasosaTtens Bbllle N3mepuTenbHbin npeobpasoBaTtenb HUXE
3rneMeHTa, co3garoLlero nepenag AasneHns 3rneMeHTa, co3garoLlero nepenag AasneHns
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MpegBapuTenbHbIe YCIOBUS

Bce 3anopHble knanaHbl 3aKpbIThl.

Mopsinok gencreni

[na BBOA4a AaTtyMka B aKcnnyartayuo ang paGOTbI C Fa3006pa3HbIMVI cpenoamvum HeobXoANMO BbIMOSNHUTL cnenywuivne

[encTBuUs:

1. OTkpoiiTe 06a 3anopHsIx knanaHa & Ha naTpy6kax oT60pa JaBNEHMs.

2. OTKpoWnTe ypaBHUTENbHbINA KranaH @.

w

OTkpoliTe knanaH nepenaga gaBneHus (@ mnm @).

4. TMpoBepbTe U NpU HEOGXOAVMOCTU OTPEryNUPYIATe HYNeBYH Touky (4 MA) B Hayane avanasoHa nsmeperus 0 kla.

5. 3akpoliTe ypaBHUTENbHbLIN KnanaH @.

6. OTkpoiTe BTOpON knanaH nepenaga gaBneHus (@ mnm @).

54.3 BBog B akcnnyaTaumio npu paboTe ¢ XXUAKOCTAMM
O6blyHOE NoakntYeHne CneymanbHoe NoAKnoYeHne

@X N @ X@

® @ G

O) M3amepuTenbHbi npeobpasoBaTtenb AaBneHns @ BbinyckHble knanaHbl

® YpaBHUTENbHbIV KnanaH C60opHUKM rasa (AoNOSHUTENBHO)

®,® KnanaHbl nepenaga gaenexHus ©) OnemeHT, co3garoLwmnn nepena AaBneHus
® TpybonpoBoabl nepenaga AaBneHnsi KnanaHbl cbpoca rasa

® 3anopHble knanaHbl

N3mepuTenbHbIn npeobpasoBaTenb HUXE 31emMeHTa, M3amepuTenbHbI npeobpasoBaTtenb Bbille
cosparoLlero nepenag AaBneHns 3nemeHTa, co3garoLLero nepenag AaBneHus

MpegBapuTenbHbIe YCIOBUS

Bce knanaHbl 3aKkpbIThI.
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Mopsinok gencreni

A\ PE3BBIMAIIHO OnACHO!

TOKCUYHbIe XNAKOCTH
OnacHOCTb BbleNeHusi TOKCUYECKUX BeLLecTB Npu cbpoce AaBneHns yCTPOUCTBa.

Mpy N3MEPEHNM TOKCUYECKUX BELLECTB C NMOMOLLIbIO 3TOrO YCTPOMCTBA NpUu cOpoCce AaBneHUst MOTyT BblAENSATHCS
TOKCUYECKMNE BELLEeCTBa.

e [lepen cGpocom JaBrieHUsi 0GECNeUnTb OTCYTCTBUE XKUAKOCTEN B YCTPOWCTBE UMM NPEANPUHSTL COOTBETCTBYHOLLME
Mepbl 6e30MacHOCTU.

[lns BBOAA AATUNKA B SKCAMyaTaLMIO AN paBoThl C XUAKOCTAMI HEOBXOANMO BbINOMHTL CREAYIOLINE AECTBUS:
1. OTkpoiiTe 06a 3anopHsIx knanaHa 8 Ha natpy6kax oT60pa JaBNEHMS.

2. OTKpoWnTe ypaBHUTESbHbINA KranaH @.

3. Ecnv uamepurenbHblii npeobpasoBaTtenb pacrosioKeH HWKE arieMeHTa, Co3aaloLero nepenag aasrieHus,

MocneoBaTeNbHO YaCTUYHO OTKPOIiTe 06a BbiNyckHbIX knanaHa () [0 Hauana BbIXOAA KUAKOCTM Ge3 Bo3ayxa.
Ecnu nsmeputenbHbiii npeobpasoBaTesib pacriosioXeH Bbille afieMEHTa, CO3AaloLLero nepenag JaBrneHust

nocnefaoBaTenibHO YaCTUYHO OTKpoWiTe 06a BO3AYLLUHbIX KnanaHa [0 BbIXOAa XWAKOCTU 6e3 Bo3ayxa.
4. 3akpoiite 06a BbinyckHbIX knanava @ unu Bo3ayLwHbIx knanaHa (0.

5. YacTuuHo OTKpoiiTe knanaH nepenaaa AaeneHns (3 1 BO3AyLLHbIN KNanaH Ha CTOPOHE NONOXUTENLHOTO AaBNeHus
n3mepuTensHoro npeobpasoeatens (D Ao BbIxoAa XNAKOCTM 6e3 BO3AyXa.

6. 3akpoiTe BO3OYyLUHbIV KnanaH.

7. YaCTWUYHO OTKPOIiTE BO3AYLUHbIN KNanaH Ha CTOPOHE OTPULIATENBHOTO AABMEHUS M3MepuUTenbHoro npeoGpasosatens (D
[0 BbIxoaa XugkocTu 6e3 Bo3ayxa.

8. 3akpoiiTe knanaH nepenaga aasnexus Q.
9. YacTuyHo OTKpoiiTe KnanaH nepenaaa aasnenus @ [0 BbIXOAa XMAKOCTU Ge3 BO3ayXa, @ 3aTeM 3aKPONTE 3TOT KranaH.
10. 3akpoiiTe BO3AyLLHbIV KNanaH Ha CTOPOHE OTPULIATENLHOTO JaBneHus u3aMepuTensHoro npeobpasosatens (D).

11. OTKpoliTe KnanaH nepenaga AaBneHnst @ Ha %2 oboporTa.
12.MpoBepbTe U NpyU HEOGXOAUMOCTU OTPETYNMPYINTE HyreByto TOUKy (4 MA) B Hayane AvanasoHa namepenuns 0 klMa.

13. 3akpoviTe ypaBHUTENbHbIM KnanaH @.

14. TlonHOCTBLIO OTKPOMTE KnanaHbl nepenaga AaBreHus (@ n @).
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544 BBopg B akcnnyaTauyuio npu Hanu4mm napos

@ /3MepuTenbHbI npeoBpasosaTens AaBneHus @  BebinyckHble knanaHsi

® YpaBHUTENbHbIA KnanaH YpaBHUTEMNbHbIE COCY/bl

(®, @ KnanaHbl nepenaga gaBneHus ®  [atuuk nepenapa AaBNeHUs/3acnoHKa
® Tpy6onposoasl nepenana AaeneHus W3onaums

® 3anopHble KnanaHb!

Pwuc. 5-2 NamepeHne napos

MpegBapuTenbHbIe YCIOBUS

Bce knanaHbl 3aKpbIThI.

Mopsinok gencreni

AOI’IACHO!

"opsauwii nap

OnacHOCTb NONyYeHNs TPABM U NOBPEXAEHUS YCTPONCTBA.

Ecnn npu ogHOBpEeMEHHO OTKPbITbIX 3anOpHbIX KnanaHax @ M OTKPbITbIX KNnanaHax nepenaga gaBneHna @ OTKpbIBaeTCA

ypaBHUTeNbHBIN knanaH (2), MoXeT BO3HUKHYTL NOBPEXAEHNE naMepuTensHoro npeobpasosatens (D scnencTsne
BblTEKaloLLEn CTpyu Napos.

o [lpu BBOAE B 3KcnnyaTauuio HeoOX0AMMO BbIMONHUTL OMUCaHHIN nopAnokK paﬁOTbI.

A\ oracror

Fopsunin nap
OnacHocTb TpaBM.

[INs O4MCTKYN KaHana MOXHO KPaTKOBPEMEHHO OTKPbITb BbiMyCKHbIe knanaHbl (). Mpy 3TOM MOXET BbIAENSTHCH ropsumii
nap.

e [lpexnge yem BbIAET Nap, Heobxoanmo OTKpPbIBaTb U 3aKpbliBaTb BbIMYCKHbIE KinanaHbl @ TOJTbKO Ha KOPOTKOE BpeEMA.

[ns BBOAA M3MepUTENBHOTO NpeobpasoBaTens B 3KCNyaTauuio Npu Hanuumm Nnapoe NocTynainTe crneayowmm o6pasom:

1. OtkpoliTe o6a 3anopHbIX KnanaHa ® Ha natpybkax otbopa naBneHus.
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10.
11.

12.
13.
14.

15.

6

OTKpoliTe ypaBHUTENbHbIN KnanaH @.

MopoxauTe, noka nap B TpyGonposoaax nepenaaa aasnenuns &) n ypasruTenbsHbIx cocyaax @ npespatutcs B
KoOHAeHcarT.

YacTuuHo oTkpoiiTe knanaH nepenaga gaenenust (3 v Bo3yLIHbIA KNanaH Ha CTOPOHE NOMOXUTENLHOMO AaBMEHNS!
nsmepuTtensHoro npeobpasosatens (D Ao BbIxoga KoHaeHcaTa 6e3 Bo3ayxa.

3akpoiTe knanaH BO3AyLUHbIVA KnanaH.

YaCTUYHO OTKPOITE BO3AYLLHbINA KNanaH Ha CTOPOHE OTPULIATENLHOTO JaBNeHUs M3MepuTenbHoro npeobpasosatens (D
[0 BbIxoAa koHAeHcaT 6e3 Bo3ayxa.

3akpoiiTe knanaH nepenaza aasnenust 3.

OCTOPOXHO YaCTUYHO OTKPONTE KnanaH nepenaaa aasnexns (@), uToBbl BLIXOAUN KOHAEHCAT, HE COAEPKaLLMil BO3AYXa,
rocne aToro 3akpoiTe.

3aKpoiiTe BO3AYLUHbIA KNanaH ¢ MuHycoBoi cTopoHbl (D).

OTKpoliTe knanaH nepenaga gaBneHus @ Ha %2 oboporTa.

MpoBepbTe U NpU HEOGXOAMMOCTU OTPErynMpyiiTe HyneByo TOUKy (4 MA) B Hayane ananasoHa usmepexus 0 kMa.
Be3oWwnBouHbIi pe3ynbTaT U3MepeHuit JOCTUraeTcst TONbKO TOraa, koraa B Tpy6onposogax nepenaaa aasnexus &

NPUCYTCTBYIOT OAMHAKOBbIE CTONGbLI KOHAEHCATA C OfINHAKOBOI TeMMepaTypoii. [pn HEOBXOAMMOCTM NOBTOPUTL
YPaBHOBELLMBAHNE, ECNN BLINOMHSIIOTCS 3TW YCIIOBUSI.

3akpoiiTe ypaBHUTENbHbIA knanaH ).

MonHOCTLIO OTKPOWTE KnanaHbl nepenaaa aaenerns @ n @.

[lna ouncTkmM kKaHana MoXHO KpaTKOBPEMEHHO OTKPbITb BblMYCKHbIE KrnanaHbl @

3akpoiite BbinyckHol knanaH ), npexae Yem BbiiigeT nap.

TexHun4yeckoe 06CJ'IY)KI/IBaHVIe N PEMOHT

6.1 OcHoBHbIe nNpaBuna TexHUKU 6esonacHoCTH

AOI’IACHO!

HecaHKUMOHNPOBAaHHbIN PEMOHT B3pbIBO3ALUMLLEHHBIX YCTPOWCTB
OnacHocTb B3pblBa B 30HaxX p1cka.

PeMOHTHbIEe paSOTbI OOSDKHBI MPOBOANTL TONBKO CleumManncTbl, YTONHOMOYEHHbIE KOMMNaHWEN Siemens.

A\ oracror

He,qonycwlele NpUHaANEeXxHoCTn n HegonycTMble 3anacHble 4acTun
OnacHocTb B3pbiBa BO B3PbIBOOMACHbLIX 30HaAX M ONaCHOCTb NoBpeXaeHuna O60pyJJ,OBaHVIF|.

Vicnonb3ynTe TONbKO OpUTrMHanbHbIE NPUHAASIEXXHOCTM U OpUrMHanbHbIe 3anacHble YacTu.

CobntopaiiTe Bce COOTBETCTBYIOLLME YKa3aHUS MO MOHTaXy U TpeboBaHMs TeXHUKN 6e30nacHOCTH, MpUBEAEHHbIE B
PYKOBOACTBAX MO YCTPOWCTBY, NPUHAANIEXHOCTAM U 3anacHbIM YacTsiM.
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A\ oracror

OG6cnyxuBaHue B peXvMe HenpepbiBHOW AKCMNIlyaTaumm B 30HE MOBLILLEHHOTO PUCKa

CyluecTByeT onacHOCTb B3pbiBa NpU NpoBeAeHNN paGoT Mo OGCIYXMBaHMIO 1 PEMOHTY YCTPOWCTBA B 30HE MOBLILLEHHOTO
pucka.

e  OTKIIOUNTE NUTaHUE YCTPONCTBA.
- UM -

e YGepuTechb, YTo aTMOc(epa B3pbiBoGe3onacHa (MMeeTcsl AoNyCcK Ha NpoBefeHne OrHeBbIX paGoT)

AOI’IACHO!

Beog B akcnnyaTaumio u AeicTBUSA Npy 06HapyeHun oLnbkm
Mpwn nosiBneHnmn coobLieHns o6 owmnbke, NnpaBunbHas paboTa B Npouecce 6onbLue He rapaHTUpyeTcs.
e [lpoBepbTe cTENEeHb BaXHOCTH OLINGKM.
¢ VcnpaBbTe owmnbKy.
e Ecnu owunbka He ycTpaHeHa:
— [lpekpatute paboTy ycTpomncTaa.
— He ponyckaliTe NOBTOpHOE UCMONb30BaHNE YCTPONCTBA.

AOI’IACHO!

opsiune, TOKCUYHBIE U KOPPO3UOHHBIE TEXHONOrUYEecKMe cpeabl
OnacHOCTb NONyYeHNs TpaBMbl NPU NPOBeAEHUN PaBOT NO 0GCIYXUBaHMIO.

I'Ipm pa60Te C TexXHosorn4ecknm coeamHeHnem BO3MOXXHO BblaeneHmne ropayvnx, TOKCUYHbIX NI KOPPO3MOHHbLIX BELLECTB.

e [oka ycTpOICTBO HaxoauTcs NoA AaBneHneM, He ocnabnanTe TeXHONOrMYeckoe CoeiHeHe U He UsBnekaiTe
JeTanu, HaxoasllmMecsa noa AasneHnem.

e [Ipexge Yyem OTKpbIBaTb UM CHUMATb YCTPONCTBO, y6e,D,MTer, YTO BO3MOXHOCTb BblAENEHNA 311EMEHTOB
TEXHONOrn4yeckom cpeabl UCKIo4YeHa.

AOI’IACHO!

HeHapnexallee noaknioyeHne Nocse peMoHTa
OnacHOCTb B3pbiBa BO B3PLIBOOMACHLIX 30HaX 1 OMacHOCTb NOBPEXAEeHUs1 060pyAOBaHMS.

¢ [locne pemoHTa BbINOMHWUTE NPaBUbLHOE NOAKNIOYEHNE YCTPONCTBA.
e 3akpoinTe yCTPOMCTBO MNOCe BbINOMHEHNS PEMOHTHbIX paboT.
Cwm. rnasy «[MogkntoveHne yctponcTaa (c. 124)».

A\ oracror

Mcnonb3oBaHne KOMMbIOTEPa BO B3pbIBOONACHBIX 30HAX
OnacHocTb B3pblIBa, KOraa MHTepdenc KoMnboTepa NCMonNb3yeTcs BO B3PbIBOOMNACHbLIX 30HAX.
e Heobxogmmo nosabotutbcs 06 atmocdepe, NpeAoTBpaLlatoLLen B3pbiBbl (pas3peLueHre Ha pasBedeHne OrHsl).

A\ ocroroxtor

CHsiTne 6110KMPOBKU KHOMOK
HenpaBunbHOEe M3MEHEHME NapaMeTPoB MOXET NOBMNUSATbL HA 6e30MacHOCTb TEXHOMOrMYECKOro npoLecca.

e [lpocneaute 3a Tem, YTOGbI BIIOKMPOBKY KHOMOK YCTPOWCTB B CUCTEMAX C KOHTPONeM 6e30MacHOCTV CHUMAIM TOMbKO
YNONMHOMOYEHHbIE NPEACTaBUTENMN.
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A\ ocroroxor

Fopstune noBepxHOCTH

OnacHOCTb OXOroB MNpu NpoBeAeHUM paboT No obcnyxuBaHuUo AeTanei, TemnepaTypa NOBEPXHOCTU KOTOPbIX NPEBbILLAET
70°C (158°F).

e [MpumMuTe HeobxoaMMblE MePbI 3aLLWThI, HANPUMEP UCMOMNb3YITE 3aLUUTHLIE NEpPYaTKM.

¢ [locne 3aBeplueHns 06CNyXMBaHNS AEMOHTVPYITE CPEACTBa 3aLUThl OT NMPUKOCHOBEHUS.

AOI’IACHO!

OnacHoe npv NPUKOCHOBEHWN SIIEKTPUYECKOE HaMpsiKEHWE NMPYU UCMOSNTHEHUSIX € 4-NPOBOAHWUKOBBIM JOMONHEHNEM
OnacHOCTb NOPAXEHWS ANEKTPUYECKAM TOKOM NPU OTKPBLITOM KOPNyCe Unu Npu CHATUM JeTanei kopnyca.
e [lpexae 4em OTKpbIBaTb YCTPOWCTBO UMW CHUMAaTb AeTanu, yCTPOMCTBO HEOOXOAUMO 06EeCTOUNTb.

e Ecnu tpebyeTcsa npoBognTb TexobcnyxunBaHne nog HanpsikeHweMm, To obasatensHo Heobxoammo cobniogaTe
cneupanbHble Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTU. PaboTbl Mo TexobcnyXMBaHUIO MOTYT BbIMOMHATLCS TOMBKO
KBanMuUMpoBaHHbIM NEPCOHANOM.

6.2 PaboTbl o TexHn4Yeckomy obCcnyXMBaHuio U PEMOHTY

6.2.1 OnpepneneHve nHTepBana TeXHMYECKOro obcnyxmsaHus

AOI’IACHO!

He onpepeneH nHTepBan TeXHUYECKOro 06CnyKMBaHus
Bbixog ycTponcTsa U3 CTpOs, NOBPEXAEHME YCTPONCTBA M OMACHOCTb NOMYyYEHNS TPaBMm.

e B 3aBNCMMOCTM OT XapakTepa 1Crnonb30BaHUsA YCTPOWCTBA U HA OCHOBE COBCTBEHHOrO onbiTa Heo6xoAMMo
onpeaenvTe MHTepBan TEXHNYECKOro 06CnyXMBaHUs Ana NPOBEAEHNS MEPUOANYECKNX UCTIbITAHWUNA.

e VlHTepBan TexHW4eckoro obcnyxuBaHus onpeaensieTcs, Hanpumep, yCTOMYMBOCTBIO K KOPPO3WUM B COOTBETCTBUM C
MECTOM 3KCrnyaTaumu.

6.2.2 lMpoBepka ynnoTHeHui

MpoBepsTL YNNOTHEHWS Yepe3 perynsipHbIe NPOMEXYTKU BpEMEHU

MpumeyvaHue
HenpaBunbHas 3ameHa ynnoTHUTenemn

OTobpaxatoTcsa HenpaBunbHble pe3ynbTaTbl M3MepeHuin. B pesynbTaTte 3amMeHbl YNNOTHEHUIA NPUCTaBHOM Wanbbl B
YCTPONCTBAaXxX C N3MepUTEnbHbIMU sYerikamn anddepeHymanbHOro AaBneHns MOXeT CABUHYTbCSA HayanbHasa Toyka
M3MepEHUN.

e 3ameHa yNJIOTHEHW B NpUGopax ¢ M3MEPUTENBHLIMU AYelrikaMn AuddepeHLanbHOro 4aBNeHns MoOXeT
NpPOV3BOANTLCS TONBKO aBTOPMU30BaHHLIM NEPCOHanoM upmMbl Siemens.

Mpumeyvanve
HenpaBunbHas 3ameHa ynnoTHuTenemn

Vicnonb3oBaHue HenpaBuibHbIX YNOTHUTENEN NPY TEXHONOMMYECKNX NOOKIMHOYEHUSX 0e3 CTbIKOB MOXET npuBecTn K
NOrpeLUHOCTAM B U3MEPEHUSX N/NN K NOBPEXOEHUIO MeM6paHy.

e PaspeluaeTtcs ncnonb3oBaTth TOMNbKO NOAXOAALME YNNIOTHEHUS, COOTBETCTBYIOLLME CTaHAapTaM No NOAKMIOYEHMIO K
npoueccam, 1 pekoMmeHgyemble hrpMoin Siemens.

1. HeobxoanMo 04nCTUTL KOPNYC U YNMOTHEHNS.
2. TpoBepuTb KOPMYC M YyNNOTHEHWUS HA OTCYTCTBME TPELLUH U NOBPEXOEHWUNA.

3. TMpu HeoBXoAMMOCTM NPOBECTUN CMa3Ky YMIOTHEHWUN

4. vnn 3aMeHUTb YNIOTHEHUS.
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6.2.3 lMoka3aHua B criydae HeUcnpaBHOCTHU
HeobxoaMMo neproamyecky NpoBEPSTb HavanbHY TOUKY M3MepeHMin npubopa.
Mpy HencnpaBHOCTM HEOOXOAMMO pasnuyaTh cregytolme cryyau:

®  OwunbKM, 06Hapy)KeHHbIe BO BpeMdA BHYTPEHHEro aBTOHOMHOIo TeCTMpoBaHnA, Hanpumep, NoJioMKa ceHcopa, owmnbka
TeXHI/ILIeCKOFO/MMKpOﬂpOFpaMMHOFO obecneyeHus.

Moka3aHus:
— [Oucnnen: nokasaHue "ERROR" n Geryuwiasa cTpoka ¢ TEKCTOM OLLNOKM.

— AHanorosbif BbIxoa: 3aBoackasi HacTpovika: Tok noBpexaeHus 3,6 unu 22,8 mA
Vinn B 3aBUCMMOCTM OT NnapameTpmsaLun.

— HART: nogpo6Has pacwmdpoBka nokasaHuii B HART-kommyHukatope nnm SIMATIC PDM.

e (CepbesHasa TexHuyeckas owmnbka, npoueccop He paboTaerT.
MokasaHus:

— [ucnneini: oTcyTcTBME ONpeaeneHHbIX NoKasaHui.
— Ananorosbli Bbixog: Tok noBpexaeHus <3,6 MA.

B cnyyae HencnpaBHOCTY Bbl cmoXeTe € y4eToM npeaynpeanTenbHbIX YkasaHuii U pyKoBOACTBA MO JKCMyaTaumm
3aMEHUTb AMEKTPOHUKY.

6.3 Ouuctka

AOI’IACHO!

Crov nbinu TonwuHoi 6onee 5 Mm
OnacHocTb B3pbiBa B 30HaX NOBLILLIEHHOMO pUcka. HakannmBaHue nbinv MOXeT Bbl3BaTb NEpPErpes.
e YpganuTe cnowu nbinu TonwmHon 6onee 5 mm.

BHUMAHWE!

lMpoHuKHOBEHME Briaru BHyTpb YCTPOMCTBA
MoBpexaeHnsa ycTponcTaa.
e CnepguTte 3a TeM, 4TOObI B X04e paboT Mo OYUCTKE U PEMOHTY HE AOMYCTUTL NONaaaHusa Braru BHYTPb YCTPOWCTBA.

6.3.1 Ouucrka kopnyca

Ouunctka kopnyca

e  QOuuLlanTe HapyxHble fieTanu Kopnyca 1 OKHO MHAWUKALMU TKaHb, CMOYEHHON BOAON UM PAaCTBOPOM MSITKOrO MOHLLETO
cpeacTea.

® He I/ICFIOJ'Ib3yIZTe arpeccuBHble YUCTALLKMEe cpencTBa U pacTBopuUTenn. BoamoxxHo nospexaeHme nnacTtMmaccoBbIX
getanen unu nNakokpaco4HOro NOKpbITUS.

AOI’IACHO!

OnekTpocTtaTuyeckuii 3apsg,

Mpu nosBNeHUN 3NeKTPOCTAaTUYECKUX PA3PsSA0B, HAaNPUMEP, NMPY OYUCTKE MNACTUKOBLIX MOBEPXHOCTEN CyXOM TKaHbHO, BO
B3PbIBOONACHBIX 30HaX BO3HMKAET ONacHOCTb B3pbIBa.

e Bo B3pbIBOONACHbLIX 30HAX Heobxoanmo npenoTepallatb HakonyieHne aNnekTpocTaTnyecknx 3apaaos.

6.3.2 TexobcnyxMBaHue namepuTensHOM CUCTEMbI pasfenuTens
OB6bI4HO U3MepuTenbHasa cucTema pasgenurens gaBneHust He TpebyeT TexobcnyxuBaHus.

Ho ansi 3arpssHeHHbIX, BA3KUX UMW KPUCTaNmn3oBaHHbIX M3MepsieMblX Cpef, MOXET oKa3aTbCsi, YTo ByaeT Heo6xoammo
Bpemsi OT BpEMEHW NpoymnLaTe MemGpaHy. HeobxoaumMo yaansTe OTNOXKEHNUS! C MEMBPaHbI TOMBKO C MOMOLLBIO
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noaxoasiLux pacTeopuTernei. He gonyckaeTcsi UCNonb3oBaHWe YUCTSLLMX CPEACTB, KOTOPbIE MOTYT NOBPEAUTL MaTepuarn.
OCTOpOXHO, He NoBpeanTe MEMOPaHY MHCTPYMEHTaMM C OCTPbIMU IPaHAMM.

BHUMAHUWE!

HeHapgnexaias o4nctka membpaHbl
MoBspexaeHnsn yctpoicTea. Mpu 04nMCTKE MOryT BO3HUKHYTb NOBPEXAEHUS MEMOPaHBI.

e [loaTOMY AN1st O4MCTKM MeMBpaHbl He CrefyeT UCMosb30BaTb OCTPbLIE U TBEPAbIE NPEeAMETHI.

6.4 Mpouenypa Bo3Bpata

MomMecTuTe TOBapHYHO HaknaaHy, CONPOBOAUTENbHYHO OKYMEHTALMI0 BO3BpALLLAEMOro ToBapa 1 3asiBliEHNE O
npoBeAeHHON Ae3aKTMBaLMM B NPO3PaYyHbIii NakeT U HaAeXHO 3aKpenuTe ero CHapyXu Ha ynakoBke. YCTpoicTBa u
3anacHble YacTu, Bo3BpaLlleHHble Ge3 3asBreHusi 0 Ae3akTuBaumu, nepes nposeaeHMeM paboT ByayT OUMLLEHI
Hagnexaium obpasom 3a cyeT 3akasyuvka. [JononHuTenbHble CBeAEHUS cM. PyKOBOACTBO MO SKCMnyaTauum.

CMm. Takxke

3aseneHue o unctote (http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination)

ConpoBoauTenbHbIV AOKYMEHT npu Bo3spate (http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote)

6.5 Ytunusayums

YcTpoiictBa, 0603HaY€HHbIE 3TUM CUMBOMOM, HE MOTYT ObITb YTUIM3MPOBAHbI
KOMMyHanbHbIMU cnyx6amu npu cobniogernn Oupektrebl 2002/96/EC 06
yTUNM3aunm BbIBEAEHHOIO M3 IKCMnyaTaumm SreKTPUHECKOro 1 SNeKTPOHHOIO
obopyposaHusa (BOI30).

OHu fomKHbI BO3BpaLLaTbCs NocTaBLUMKy B npegenax EC, nunu B MecTHyto
YMOMHOMOYEHHY0 cnyx0y yTunusauun. Cobniogatb cneyndunyeckne, yTBepxaeHHble

_ TpeﬁOBaHVlﬂ OTAENbHbIX CTPaH.

Mpumeyvanve
TpebyeTcs cneunansHas yTunusauus
MpnBop cocTONT N3 KOMMNOHEHTOB, KOTOPbIE AOMKHbI ObITh CNeuManbHO YTUIIM30BaHbI.

e YTunusaums npubopa JoMmkHa Hagnexalumm o6pa3omM Npou3BOAUTLCS MECTHBIM CeLnanvM3vpoBaHHbIM NpeanpusaTuemM
6e3 HaHeceHust yuepba oKpyxaloLer cpege.

7 TexHnyeckne aaHHble
71 O630p TEXHUYECKUX XapaKTepUCcTUK
BeepneHue

CnepytoLmii 0630p TEXHUYECKMX AaHHbIX CIYXUT AMs TOro, YTobbl NpegocTaBuTb GbICTPLIV AOCTYN K COOTBETCTBYHOLLUM
AaHHbIM U NapameTpam.

Y4ytute, 4to B Tabnuuax YacTUYHO cofepkaTcsl AaHHbIe Mo TpeM Tunam kommyHukauum - HART, PROFIBUS u
FOUNDATION™ Fieldbus 3T gaHHble BO MHOTMX CIyyasix OTnuMyatoTcs Apyr ot gpyra. [oatomy npu ncnonb3oBaHum
TEXHUYECKUX AaHHbIX HE06X0aAMMO obpallaTbh BHUMaHWE Ha UCNONb3yeMblli Bamy BUg KOMMYHMUKaLMK.

CoxxepxxaHue rnasbl

o Bxoa SITRANS P DS Ill (c. 139)

® Bxoa SITRANS P410 (c. 145)

® Bruixop (c. 147)

® YcnoBus akcnnyaTauum (c. 147)
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® KOHCTPYKTUBHbIE XapaKkTepucTukm (c. 151)

e [lucnnen, knaBmaTtypa u BcnomoratenbHasi aHeprust (c. 155)

e Ceptudukatbl n paspeltenus (c. 157)

7.2 Bxog SITRANS P DS Il

OTHOCUTENBHOE AAaBrieHNe Ha BXo4e

M3mepsaembln napameTp

OTHOCUTENbHOE faBneHne

O6nacTtb nsmepeHuii (c 6ecctyneHyaTbiMm
perynmpoBaHuem) unv guanasoH
M3MEpPEHUI, MaKc. fonycTnmoe paboyee
AasneHue (B COOTBETCTBUN C [AMpeKTUBON
EC o HanopHom o6opyaoBaHum 97/23/EG )
N Makc. AONyCTUMOE KOHTPONbHOE
AasneHue (B cootsetcTBuM ¢ DIN 16086)
(npv namepeHun KMcnopoaa: Makc.

100 Gap, TemnepaTtypa oKpyXxatoLiemn
cpeabl/namepsiemont cpeasbl: 60 °C)

O6GnacTb nsmepeHuin’

Makc. gonyctnmoe
pa6oqee AasneHune

Makc. gonyctumoe
KOHTPOJNbHOE AaBlieHne

MAWP (PS)
8,3 ... 250 mbap 4 6ap 6 6ap
0.83 ... 25«kMa 400 kMa 0,6 MlMa
0.12 ... 3.6 psi 58 psi 87 psi
0,01 ... 1 6ap 4 6ap 6 6ap
1...100 kMNa 400 kMa 0,6 MMa
0.15 ... 14.5 psi 58 psi 87 psi
0,04 ... 4 6ap 7 6ap 10 6ap
4 ...400 kMa 0,7 MMa 1 MMa
0.58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
0,16 ... 16 6ap 21 6ap 32 6ap
16 ... 1600 klMa 2,1 MMNa 3,2 MMa
2.3 ... 232 psi 305 psi 464 psi
0,63 ... 63 bap 67 6ap 100 6ap
63 ... 6300 klMa 6,7 MMa 10 MMNa
9.1 ... 914 psi 972 psi 1450 psi
1,6 ... 160 bap 167 6ap 250 6ap
0,16 ... 16 MINa 16,7 MMa 2,5 MlMa
23 ... 2321 psi 2422 psi 3626 psi
4 6ap 400 6ap 600 6ap
0,4 ...40 MMa 40 MMNa 60 MMMa
58 ... 5802 psi 5802 psi 8702 psi
7 6ap 800 6ap 800 6ap
0,7 ...70 MMNa 80 MlMa 80 MMMa
102 ... 10153 psi 11603 psi 11603 psi

HwxHWIn npegen namepeHuin?

. VlamepMTeanaﬂ A4elka, 3anonHeHHas
CUINNKOHOBbLIM MacliomMm

30 6ap a/3 klMa/0.44 psi a

e VI3amepuTenbHas syerika ¢ UHEPTHOWM
XNOKOCTbIO

30 6ap a/3 kMa/0.44 psi a

BepxHuii npegen namepeHns

100 % makc. obnactu namepeHuin (Npu M3MepeHNn KMcnopoaa Makc.
100 6ap/10 Mna/1450 psi, TemnepaTypa oKpyxatoLLen cpeabl/nsamepsemMmoi

cpeasbl: 60 °C)

Havano nsmepenus

B U3MepsieMblx npeaernax (¢ 6eccTyneHyaTbiM perynmpoBaHuem)

1 Ona PROFIBUS PA 1 FOUNDATION Fieldbus HOMUHanbHbIV Anana3oH M3MepeHuin criedyeT 3akasbiBaTb B

COOTBETCTBUM C onuueit aAnsa 3akasa Y01.

2} TMpwn 250m6ap/25 klMa/3.6 psi -M3aMepUTENbHbIX SYEEK HXKHWUIA Npeaen namepeHuii coctaenseT 750 mGap a/75 klMa
a/10.8 psi a. lamepuTenbHas sueiika BakyymnnotHas go 30 mbap a/3 kla a/0.44 psi a.
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BxogHoe oTHOCHTENBHOE AaBNEeHWe, C yCTAHOBIEHHOW 3anognuuo membpaHom

M3amepsiemblvi napameTp OTHocuTenbHoe AaBnexHve
Ob6nacTb n3mepeHwuli (c 6eccTyneHyaTbim O6nacTb namepennit”’  Makc. gonycTumoe Makc. ponyctumoe
perynupoBaHnem) unu guanasoH paboyee gasneHve KOHTPOMbHOE AaBneHne
N3MEpPEHUI, Makc. AonycTuMoe paboyee MAWP (PS)
AaBneHve u Makc. gonycTumoe 0,01...16ap 4 Gap 6 6ap
KOHTPOMbHOE JaBneHne o

1...100 klMa 400 klMa 0,6 MIMa

0.15 ... 14.5 psi 58 psi 87 psi

0,04 ... 4 6ap 7 6ap 10 6ap

4 ...400 kMNa 0,7 MMa 1 MMa

0.58 ... 58 psi 102 psi 145 psi

0,16 ... 16 6ap 21 bap 32 bap

0,06 ... 1600 kIMa 2,1 MMa 3,2 MMa

2.3 ... 232 psi 305 psi 464 psi

0,6 ... 63 bap 67 6ap 100 6ap

0,06 ... 6,3 MlNa 6,7 MlNa 10 MMNa

9.1 ... 914 psi 972 psi 1450 psi

HwxHWIn Nnpegen namepexHun

e VamepuTenbHas siyenka, 3anonHeHHas 100 m6ap a/10 kMa a/1.45 psi a
CUITMKOHOBBLIM Macriom

e ll3amepuTenbHas s4erika ¢ UHEPTHOW 100 mbap a/10 klMa a/1.45 psi a
XUOKOCTbIO

e l3amepuTtenoHas ayerika ¢ Neobee 100 mbap a/10 klMa a/1.45 psi a

BepxHuin npegen namepenus 100 % obnactu namepeHuin

1) Ona PROFIBUS PA n FOUNDATION Fieldbus HOMUHanbHbI AnanasoH U3aMepeHuin creayeT 3akasbiBaTth B
COOTBETCTBUM C onuuen ansi 3akasa YO01.

BxogHoe abconioTHoOe faBneHne, ¢ YCTaHOBINEHHOM 3anoanvuo MmembpaHoi

MN3mepsembiin napameTp A6contoTHOe AaBneHne
Ob6nacTb n3mepeHuli (c 6eccTyneHyaTbim O6nacTb namepennit’  Makc. gonyctumoe Makc. ponyctumoe
perynvpoBaHueMm) unv guanasoH pabo4yee gaBneHune KOHTPONbHOE AaBneHne
U3MepeHUn, Makc. gonycTuMmoe paboyee MAWP (PS)
AABIIEHME N MAKC. AOMyCTUMOE 43 ... 1300 mbap a 2,6 6ap a 10 6ap a
KOHTPONbHOE AaBneHue
4,3..130«kMa a 260 klMa a 1 MlMa a
17 ... 525 inH20 a 37.7 psia 145 psi a
160 ... 5000 mbap a 10 6ap a 30 6ap a
16 ... 500 klMa a 1 MMa a 3 MMaa
232..7250psia 145 psia 435 psia
1...3006apa 45 6ap a 100 Gap a
0,1...3MMNaa 4.5 MMNa 10 MMNa a
14.5...435psia 653 psi a 1450 psi a

B 3aBMCUMMOCTM OT NOAKITHOYEHNS K NPoLEecCy AManas3oH N3MePEHNA MOXET
OTKITOHATLCH OT 3TUX 3HAYEHUIA.

HwxH1in npegen namepeHunin 0 mb6ap a/klMa a/psi a

BepxHuin npegen namepenus 100 % obnactu namepeHun

1) Ona PROFIBUS PA 1 FOUNDATION Fieldbus HOMWUHanbHbI AnanasoH U3aMepeHuin cneayeT 3akasbiBaTth B
COOTBETCTBUM C onuuen ansi 3akasa YO01.
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Bxoa namepurtensHoro npeobpasoBartens gaeneHusi ¢ PMC-coeanHenmnem

M3amepsaembln napameTp

OTHOCUTENbHOE faBneHve

ObnacTb n3mepeHuii (c 6ecctyneH4YaTbim
perynupoBaH1eM) uUnu ananasoH
W3MEPEHUIA, MaKc. AoMyCcTMMOe paboyee
[aBrieHne 1 Makc. JornycTumoe
KOHTpOmNbHOE AaBneHne

O6nacTtb namepeHuii) 2

Makc. ponyctumoe
paboyee gasneHne

Makc. ponyctumoe

KOHTPOJIbHOE AaBlieHne

MAWP (PS)

0,01 ... 1 6ap 4 6ap 6 6ap
1...100 klMa 400 kMa 600 klMa
0.15 ... 14.5 psi 58 psi 87 psi
0,04 ... 4 6ap 7 6ap 10 6ap
4 ... 400 kMa 700 kMa 1 MMNa
0.58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
0,16 ... 16 6ap 21 6ap 32 6ap
0,016... 1,6 Mla 2,1 MlMa 3,2 Mla
2.3...232 psi 305 psi 464 psi

HwKHWIA Nnpegen namepexHnn

e [ameputenbHas A4einka, 3anonHeHHas
CUMNNKOHOBLIM Macrnom 2)

100 mb6ap a/10 klMa a/1.45 psi a

e VIameputenbHas siyeiika C UHEPTHOMN
XWUOKOCTbIO 2)

100 mbap a/10 klMa a/1.45 psi a

e lamepuTenbHas syelika ¢ Neobee 2

100 mbap a/10 klMa a/1.45 psi a

BepxHuii npegen namepeHns

100 % obnacTtu namepeHuin

1 Ons PROFIBUS PA n FOUNDATION Fieldbus HoMWHanbHbIM AnanasoH M3MepeHuin crieqyeT 3akasbliBaTb B

COOTBETCTBUM C onuueit ansa 3akasa Y01.

2)  Ona PMC-Style Minibolt He gonyckaeTcst ycTaHOBUTL AuanasoH namepeHuii meHblie 500 mGap

BxogHoe abconoTHOe faBneHue (VI3 cepum oTHocUTesIbHOe ,anJ'IeHVIe)

M3amepsaembln napameTp

ABConoTHOE AaBneHne

WHTepBan namepenus (c 6ecctyneHyaTbim
perynupoBaHvuem) unu gmanasoH
M3MepeHuin, Makc. 4onycTumoe pabovee
AaBneHune (B COOTBETCTBUM C [InpekTruBom
EC o HanopHom o6opynoBaHum 97/23/EG )
1 MaKc. 4OMyCTUMOE KOHTPOIbHOE
nasneHue (B cootBeTcTBum ¢ DIN 16086)

O6nacTb usmepeHuii®

Makc. ponyctumoe
paboyee gasneHve

Makc. ponyctumoe

KOHTPOJIbHOE AaBlieHne

MAWP (PS)

8,3 ... 250 mbap a 1,56ap a 6 6ap a
0,83 ...25«kMaa 150 klMa a 600 klMa a
3...100inH20 a 21.8 psia 87 psi a
43 ... 1300 mbap a 2,6 6ap a 10 6ap a
4,3...130«klMa a 260 klMa a 1 Mla a
17 ... 525inH20 a 37.7 psia 145 psi a
160 ... 5000 mbap a 10 6ap a 30 6ap a
16 ... 500 klMa a 1 MMa a 3 MMa a
232 ...725psia 145 psia 435 psia
1...3006apa 45 6ap a 100 6ap a
0,1...3MMNaa 4.5 MMNa a 10 MMNa a
14.5 ... 435 psia 653 psi a 1450 psi a

HwxHWA npegen namepenni

e [ameputenbHas A4einka, 3anonHeHHas
CUNTMKOHOBBLIM Macnom

0 mbap a/klMa a/psi a

e VIamepuTenbHas s4erika ¢ UHEPTHOW
XUAKOCTbIO

SITRANS P DS 1/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)

A5E03693760-03, 05/2015

141



BxogHoe abconioTHoe faBrneHne (M3 cepum OTHOCUTENIBHOE AABIEHNE)

Ons TeMmnepartypbl U3mMepsieMon 30 6ap a/3 kMa/0.44 psi a

cpeabl -20 °C<3<60°C (-4 °F<d

< +140 °F)

Ans TemnepaTypbl n3mMepsieMon 30 m6ap a + 20 mbap a * (8 - 60 °C)/°C

cpeabl 60 °C < ¥ <100 °C (makc. 3kMaa+2«kMaa-(d-60°C)°C

85 °C ans nameputenbHoi svenkn  0.44 psia + 0.29 psia * (3 - 108 °F)/°F

30 6ap) (140 °F < & < 212 °F (makc.
185 °F ans namepuTenbHON S4eriku

435 psi))
BepxHuin npeaen nsmepenns 100 % makc. obnacti nsmepeHnii (Mpu U3mMepeHnmn Kucrnopoga Makc.
100 6ap/10 Mna/1450 psi, TemnepaTypa oKpy>atoLel cpegbl/n3mepsemon
cpegpl: 60 °C)
Hayvano namepeHus B M3MepsieMblx npegenax (¢ 6eccrtyneHyaTbiM perynmpoBaHvem)

1) Ona PROFIBUS PA 1 FOUNDATION Fieldbus HOMWUHanbHbI AnanasoH U3aMepeHuin cneayeT 3akasbiBaTth B

COOTBETCTBUM C onuueit Ans 3akasa YO1.

BxopHoe aGcontoTHOe AaBrneHue (U3 cepum aAudcepeHLuanbHoe JaBfeHne)

MN3mepsembiin napameTp AbcontoTHOEe AaBneHne

WHTepBan nsmepeHus (c 6ecctyneHvateim  O6nactb uamepeHuin’
perynupoBaHveM) Unu AmanasoH

Makc. ponyctumoe
pabouee nasneHneMAWP (PS)

N3MepeHunii, Makc. onycTnuMoe paboyee 8,3 ... 250 M6ap a 326apa
JaBneHune (B COOTBETCTBUN C [JUPEKTUBON S
EC o Hanoprom o6opyaosarun 97/23/EG) 0,83 - 25 KTla a 3,2 MTa a
3...100inH20 a 464 psi a
43 ... 1300 mbap a 326apa
4,3...130«kMa a 3,2MrlMa a
17 ... 525inH20 a 464 psi a
160 ... 5000 mbap a 326apa
16 ... 500 kMNa a 3,2MrlMa a
232 ...7250psia 464 psia
1...3006apa 160 Gap a
0,1...3MlNaa 16 MlNa a
14.5 ... 435 psia 2320 psi a
5,3...100 6ap a 160 Gap a
0,5...10 MMa a 16 MlMNa a
76.9 ... 1450 psi a 2320 psi a
HwxH1in npegen namepeHuin
o VamepuTenbHasa syenka, 3anonHeHHas 0 mbap a /klMa a /psi a
CMIINKOHOBbLIM Macsiom
e llamepuTtenbHas s4erika C MHEPTHOWN
XNOKOCTbIO
Ans TemnepaTypbl n3MepsieMon 30 m6ap a /3 klMa a /0.44 psi a
cpeabl -20°C<3<60°C (-4 °F<d
< +140 °F)
Ans TemnepaTypbl n3mMepsiemMon 30 m6ap a + 20 mbap a * (8 - 60 °C)/°C

cpeabl 60 °C < § <100 °C (makc. 3klMaa+2«kMaa-+(9-60°C)°C

85 °C ans nameputensHoi avenkn  0.44 psia + 0.29 psia « (3 - 108 °F)/°F

30 6ap) (140 °F < & < 212 °F (makc.
185 °F ons nameputensHom syeikn
435 psi))
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BxogHoe abconiotHoe gaBnenue (M3 cepun guddepeHumansHoe JaBneHune)

BepxHuii npegen nsmepexus

100 % makc. obnacTtv nsamepeHuii (Mpu N3MepeHnn KUCNopoaa Makc.

100 6ap/10 Mna/1450 psi, TeMnepaTypa oKpyxatoLLei cpeapbl/nsmepsemon

cpeabl: 60 °C)

Hayvano namepenus

B U3MepsieMbix npegenax (c 6ecctyneHyaTbiM perynmpoBaHuem)

1 Ons PROFIBUS PA n FOUNDATION Fieldbus HoMWHanbHbIN AnanasoH M3MepeHuin crieqyeT 3akasbliBaTb B

COOTBETCTBUM C onuueit aAnsa 3akasa Y01.

BxogHoe AuddepeHLmansHoe AaBieHne U pacxof

M3amepsaembln napameTp

OudbdepeHumansHoe gaBneHne n pacxoa

WHTepBan namepeHus (c 6ecctyneHyaTbim
perynupoBaHvem) unu amanasoH
N3MEepeHnin, Makc. 4onycTumoe pabovee
JaBneHue (B COOTBETCTBUM € [InpekTuBom
EC o HanopHom o6opynosaHum 97/23/EG)

O6nacTb namepeHui"

Makc. gonyctumoe paboyee
nasneHne MAWP (PS)

1...20 mbap
0,1...2«kMa
0.4015 ... 8.031 inH20

32 6ap
3,2 MMNa
464 psi

1 ... 60 mb6ap
0,1...6«MNa
0.4015 ... 24.09 inH20

160 6ap
16 MMa
2320 psi

2,5 ... 250 mbap
0,2...25«kMa
1.004 ... 100.4 inH20

6 ... 600 mbap
0,6 ... 60 kMNa
2.409 ... 240.9 inH20

16 ... 1600 mb6ap
1,6 ... 160 kMNa
6.424 ... 642.4 inH20

50 ... 5000 mbap
5...500 kMa
20.08 ... 2008 inH20

0,3 ... 30 6ap
0,03 ... 3 Ma
4.35 ... 435 psi

2,5 ... 250 mbap
0,25 ...25«MNa
1.004 ... 100.4 inH20

420 6ap
42 MNa
6091 psi

6 ... 600 mbap
0,6 ...60 kMNa
2.409 ... 240.9 inH20

16 ... 1600 M6ap
1,6 ... 160 kMa
6.424 ... 642.4 inH20

50 ... 5000 mbap
5...500 kMa
20.08 ... 2008 inH20

0,3 ... 30 6ap
0,03 ...3 MMa
4.35 ... 435 psi
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BxopHoe auddepeHupnanbHOe gaBneHne u pacxon,

HwxH1in npegen namepeHunin

e MamepuTenbHas siyenka, 3anofiHeHHasa
CUJTMKOHOBbLIM MacJioM

-100 % makc. aManasoHa nsmepeHus
(-33 % npu nameputensHon aueke 30 6ap /3 MMa /435 psi) nnn 30 m6ap
a /3 «lMa/0.44 psi a

e lamepuTtenbHas s4erika C MHEPTHOWN
XNOKOCTbIO

Ons Temnepartypbl U3mepsiemMon
cpeabl -20°C<9<60°C (-4 °F< 9
< +140 °F)

-100 % makc. aManasoHa nsmepeHus
(-33 % npu nameputensHon ayeike 30 6ap/3 MMa /435 psi) unn 30 mbap
a/3 kMa /0.44 psi a

Ons TemnepaTypbl U3MepsieMoii
cpeabl 60 °C < § <100 °C (makc.
85 °C anst uamepuTenbHON S4enkm
30 6ap) (140 °F < & < 212 °F (makc.
185 °F ans namepuTenbHON S4eriku
435 psi))

e -100 % makc. gnanasoHa nsmepeHust (-33 % nNpu N3MepuUTENLHON siYeliKe
30 6ap/3 kMa/435 psi)

e 30 mbapa+ 20 mbapa-* (9 -60 °C)/°C
3klMaa+2«kMaa-+(9-60°C)°C
0.44 psia+0.29 psia -« (3 - 108 °F)/°F

BepxHuii npegen namepeHns

100 % makc. obnacti namepeHuin (Npu M3MepeHNn KMcnopoaa Makc.
100 6ap/10 Mna/1450 psi, TemnepaTypa oKpyxatoLLen cpeabl/msamepsemoin
cpeabl: 60 °C)

Hayvano namepeHus

B U3MepsieMblx npeaernax (¢ 6eccTyneHyaTsiM perynmpoBaHuem)

1) Ona PROFIBUS PA 1 FOUNDATION Fieldbus HOMWUHanbHbI AnanasoH U3aMepeHuin cneayeT 3akasbiBaTth B

COOTBETCTBUU C onuuei Ans 3akasa YO1.

BxogHoi ypoBeHb

MN3mepsembiin napameTp

YpoBeHb

MHTepBan nsmepeHusi (c 6ecctyneHyaTbim
perynupoBaHnem) unu guanasoH
N3MepeHuniA, Makc. onycTuMoe paboyee
JaBneHue (B cooTBeTCTBUM C [AnpekTnsomn
EC o HanopHom o6opyaoBanum 97/23/EG)

O6nacTb nsmepeHuii’ Makc. ponyctumoe paboyee

nasneHne MAWP (PS)

25 ... 250 mbap Cwm. HaeecHon cnaHeu,
2,5...25«Ma

10 ... 100 inH20
25 ... 600 mbap
2,5...60«Ma

10 ... 240 inH20
53 ... 1600 mbap
5,3 ... 160 klMa
021 ... 640 inH20
160 ... 5000 mbap
16 ... 500 kMa
2.32 ... 72.5 psi

HwxH1in npegen namepeHunin

e MamepuTenbHas syeinka, 3anofHeHHasa
CUJTMKOHOBbLIM MacJ1OM

-100 % makc. guanasoHa usmepexus unm 30 mbap a/3 klMa a/0.44 psia B
3aBUCKMMOCTM OT HaBeCHOro dnaHua

e MamepuTenbHas syenka ¢ UHEPTHOM
XKMOKOCTbIO

-100 % makc. guanasoHa usmepexust unm 30 mbap a/3 klMa a/0.44 psia B
3aBUCKMMOCTM OT HaBeCHOro donaHua

BepxHuii npegen namepeHns

100 % obnacTtu namepeHuin

Havano navepexus

B U3MepsieMbIx npegenax (¢ 6eccTyneHyaTbiM perynmpoBaHuem)

1) Onsa PROFIBUS PA n FOUNDATION Fieldbus HoMWHanbHbIM Anana3oH U3MepeHuii cregyeT 3akasbiBaTb B

COOTBETCTBMM C onuuen Ans 3akasa YO01.

144

SITRANS P DS 111/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)
A5E03693760-03, 05/2015



7.3 Bxog SITRANS P410

OTHOCUTENBHOE AAaBMIeHNe Ha BXo4e

N3mepsiemblli napameTp OTHocUuTenNbHOE AaBneHne

ObnacTb n3mepeHwuii (c 6eccTyneH4YaTbim O6nacTb usmepeHuii?
perynupoBaHveM) Unu ananasoH

Makc. gonyctumoe
paboyee gasneHne

Makc. ponyctumoe

KOHTPOJIbHOE AaBlieHne

M3MepPEHUI, Makc. gonyctumoe paboyee MAWP (PS)

JaBneHune (B COOTBETCTBUM C [InpeKkTrBom 0,01 ... 1 6ap 4 Gap 6 Gap

EC o HanopHoMm o6opynoBaHuu 97/23/EG) 1. 100 kMla 400 «Ma 0.6 MMa

1 Makc. AONyCTUMOE KOHTPONbHOE ’

naeneHuve (B cootsetctaum ¢ DIN 16086).  0.15 ... 14.5 psi 58 psi 87 psi
0,04 ... 4 6ap 7 6ap 10 6ap
4 ...400 klMa 0,7 MMa 1 MMa
0.58 ... 58 psi 102 psi 145 psi
0,16 ... 16 6ap 21 6ap 32 6ap
16 ... 1600 kMa 2,1 MMNa 3,2 MMa
2.3...232 psi 305 psi 464 psi
0,63 ... 63 6ap 67 b6ap 100 6ap
63 ... 6300 klMa 6,7 MMNa 10 MMa
9.1 ... 914 psi 972 psi 1450 psi
1,6 ... 160 bap 167 6ap 250 6ap
0,16 ... 16 MNa 16,7 MlMa 2,5 Mrla
23 ... 2321 psi 2422 psi 3626 psi

HwxHuin npegen namepenuin

e W3wmeputenbHas siyeika, 3anonHeHHass 30 Gap a/3 klMa/0.44 psi a

CWUMMKOHOBBIM Macriom
BepxHuii npegen namepeHns 100 % obnacTtu namepeHuin
Hayano namepenus B M3MepsieMbIxX npegenax (¢ 6eccTyneHyaTbiM perynmpoBaHuem)

1 Ons PROFIBUS PA n FOUNDATION Fieldbus HOMWHanbHbIN AnanasoH M3MepeHuin crieqyeT 3akasbiBaTb B

COOTBETCTBUM C onuueri ans 3akasa YO01.

BxogHoe AuddepeHLmansHoe AaBeHne U pacxos

Namepsembln napameTp OnddepeHymnansHoe faBneHve 1 pacxos

WHTepBan namepeHus (c 6ecctyneryateiv  Obnactb nsmepeHuii’)
perynupoBaHvuem) unu amanasoH

Makc. gonyctumoe paboyee
nasnexHue MAWP (PS)

M3MEpPEHUii, MaKc. JonycTuMoe paboyee 2.5 ... 250 mbap 160 6ap

JasneHue (B COOTBETCTBUN C [IMPEKTMBOIA S

EC o HanopHom obopyposaHm 97/23/EG)  0:2 - 25 KTa 16 MMa
1.004 ... 100.4 inH20 2320 psi
6 ... 600 mbap
0,6 ... 60 kMNa

2.409 ... 240.9 inH20

16 ... 1600 mbap
1,6 ... 160 kMa
6.424 ... 642.4 inH20

50 ... 5000 m6ap
5 ... 500 kMa
20.08 ... 2008 inH20

0,3 ... 30 6ap
0,03 ... 3 MMNa
4.35 ... 435 psi
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BxopHoe auddepeHupnanbHOe gaBneHne u pacxon,

6 ... 600 mbap 420 6ap
0,6 ... 60 klMa 42 MMa
2.409 ... 240.9 inH20 6091 psi
16 ... 1600 mbap

1,6 ... 160 kMa

6.424 ... 642.4 inH20
50 ... 5000 mbap
5...500 klMa

20.08 ... 2008 inH20
0,3 ... 30 6ap

0,03 ... 3 MNa

4.35 ... 435 psi

HwxHWI Nnpegen namepexHun

¢ VamepuTenbHas syenka, 3anonHeHHas  -100 % makc. AuanasoHa n3MepeHust

CUJTMKOHOBbIM Macriom (-33 % npu nameputenbHoli adeike 30 6ap/3 Mna/435 psi) unu 30 mbap
a/3 kMa a/0.44 psi a
BepxHuin npegen namepenus 100 % obnacTtu namepeHuin
Havano nsmepenns B M3MepsieMbIx npegenax (¢ 6ecctyneHyartbiM perynimpoBaHuem)

1) Onsa PROFIBUS PA n FOUNDATION Fieldbus HoMWHanbHbI AnanasoH u3MepeHuii cregyeT 3akasbiBaTb B
COOTBETCTBMM C onuuen Ans 3akasa YO01.
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7.4 Bbixoa
Bbixog
HART PROFIBUS PA vnn
FOUNDATION Fieldbus
BeixogHow curHan 4 ...20 MA Lindposori PROFIBUS PA- unu

FOUNDATION™ Fieldbus-curHan

¢ HwxHee npegenbHoe 3HaveHne
npegena HacblweHns (c
6eccTyneHyaTbiM
perynvposaHvem)

3,55 MA, npv noctaeke yCTaHOBMNEHO
3,84 MA

e BepxHee npefensHoe 3HayYeHue
npefena HacbileHus (c
GeccTyneH4YaTbim
perynmpoBaHuem)

23 MA, npu nocTaBKke yCTaHOBMEHO
20,5 MA unu, B KayecTBe onuumu,
22,0 MA

e [ynbcayusa (6e3 HART-
KOMMYHMKaLu)

Iss < 0,5 % makc. BbIXOQHOro Toka

BosmoxxHa HacTpolika
MOCTOSIHHBIX BPEMEHN
NMOCTOSIHHOW 3aTyXaHus

0 ... 100 c, (c beccTyneHyaTbiM
perynupoBaHuem)

0 ... 100 c, (c beccTyneH4aTbIM
perynmpoBaHvem)

BoamoxHa HacTporika
NOCTOSIHHbIX Bpemenu (T63) npu
yrnpaBneHun Ha MecTe

0...100c, waramn 0,1 c
npwv NocTaBKe YCTAHOBIEHO 2 C

0...100c, waramn 0,1 c
npv NocTaBKe YCTAHOBMEHO 2 C

e JlaTymk TOKa

3,55 ... 23 MA

e Curnan o cboe

3,65 ... 23 MA

Harpys3ka BbIXOAHOIo anemMeHTa

ConpoTtuenenne R [Q]

e be3 HART-koMmyHMKauumn

__Uu-105V

R—I_

T 23mA

Un  BcnomoratenbHas aHeprusa B B

o be3 HART-koMmmyHMKaLun

HART-kommyHukaTop (Handheld)

R=230...1100 Q

SIMATIC PDM

R=230...500 O

Xapaktepuctuka

e [IMHEWHO HapacTawLasa unn NMHENHo nagaroLas

e MHENHO HapacTalLlas UnNu nagaroLlas, UnM KopHeBas HapacTatLas
(Tonbko Ans AvddepeHuMansHOro AaBneHus U pacxoaa)

LUnHHas dumaunka

IEC 61158-2

HesaBucumo oT nonapHoCTU

Oa

7.5

Ycnosusa akcrnyarayum

YCrnoBusi NPUMEHEHUs1 YCTPOMCTB ANsi OTHOCUTENLHOTO M abCoMIOTHOMO JaBneHns (M3 Cepun OTHOCUTENLHOE JIaBNEeHUE)

YcnoBus ycTaHOBKM

Ycnosus okpyxatoLen cpeabl

e TemnepaTypa okpyxatoLLen
cpeabl

YkazaHue

Mpwu akcnnyaTauum B yCnoBusix B3pbIBOOMNACHOW aTtMocdepbl He06xoanMo

cobntoaaTh Krnacc Temneparypbl.

M3meputenbHas s4erika,
3anofiHeHHasi CUNTMKOHOBLIM
Macnom

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

MamepuTenbHasa sveika ¢
WNHEPTHOW XXNAKOCTbIO

-20 ... +85°C (-4 ... +185 °F)
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YcnoBus NpUMEHEHUS YCTPOWCTB Af1si OTHOCUTENIBHOIO 1 abConoTHOro AaBneHuns (M3 cepumn OTHOCUTENbHOE AaBNeHne)

VsmeputenbHas siverika ¢ -40 ... +85°C (-40...+185°F)
MHEPTHOM XXNOKOCTbIO AN

N3MEPUTENbHbIX AYeeK

OTHOCWUTENBLHOrO AaBneHus 1, 4,

16 1 63 6ap
Oucnnen -30... +85°C (-22 ... +185 °F)
TemnepaTypa xpaHeHus -50 ... +85°C (-58 ... +185 °F)

o KnumaTtuyeckun knacc

BeinageHwe pochl Honyctumo

e CreneHb 3awWuTbl B COOTBETCTBUM |P66, IP68
co ctaHgaptom EN 60529

o CreneHb 3awuThbl B cootTBeTCTBUN NEMA 4X
co ctaHgaptom NEMA 250

e OnekTpomarHutHas
coBmecTumocTb (AMC)

MNany4eHne nomex n CornacHo EN 61326 1 NAMUR NE 21
NoMexo3aLnLLEHHOCTb

[MapameTpbl nsmepsiemori cpegbl

e TewmnepaTypa n3amepsemMoi
cpeqbl
NamepuTenbHas avenka, -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
3anoNHEHHas CUNMKOHOBLIM
Macrom

NamepuTenbHasa syeiika ¢ -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
MHEPTHOW XMAKOCTbIO

npu yctaHoBke B 30He 0 -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

YcnoBunsi NpUMEHEHUS YCTPOWCTB A4St OTHOCUTESIBHOTO 1 abCOMNITHOrO AAaBNEHUs], C YCTAHOBIIEHHOW 3anognvUo
MembpaHoW

Ycnosus yctaHOBKU

Temnepatypa okpyxatoLien cpeabl

YkasaHue Mpu akcnnyatauum B yCnoBmsiX B3pbIBOOMACHON atMocdepbl HE06XxoanMo
cobniogaTe Knacc Temneparypbl.

e l3amepuTenbHas syerika, -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
3anonHeHHas CUNIMKOHOBBIM
mMacriom

e 3amepuTenbHas syerika ¢ -20 ... +85°C (-4 ... +185 °F)
WHEPTHOW XXWOKOCTbIO

e amepuTenbHas syenka c -10 ... +85°C (14 ... 185 °F)
Neobee (B cootBeTcTBUM C FDA)

e [lucnnei -30 ... +85°C (-22 ... +185 °F)

o TemnepaTypa XpaHeHus -50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)

(bei Neobee: -20 ... + 85 °C (-4 ... +185 °F))
(mpwn ucn. BbicokoTemnepaTypHoro macna: -10 ... + 85 °C (14 ... 185 °F))

Knumatndeckuii knacc

BbinageHwue poceol aonyctnmo

e CreneHb 3awWwuTbl B COOTBETCTBUM |P66, IP68
co ctaHgaptom EN 60 529

e CreneHb 3awuTbl B cootBeTcTBUM NEMA 4X
co ctaHgaptom NEMA 250
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YcnoBusi npUMEHEHUs1 YCTPOMUCTB Arist OTHOCUTENBLHOIO U abconoTHOro JaBneHusi, ¢ ycTaHOBIIEHHONW 3anognnuo

MemOpaHoii

SﬂeKTpOMaFHVITHaﬂ COBMECTMMOCTb
(3MC)

e V3nyyeHve nomex u
NMoMex03aLLMLLEHHOCTb

CornacHo EN 61326 1 NAMUR NE 21

MapameTpbl n3mepsaemon cpeabl

Temnepatypa namepsiemoli cpeabl’)

o MameputenbHas sverika,
3anofHeHHas CUIMKOHOBbLIM
macriom

-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F) pa3Bsa3kou no Temneparype

o M3ameputenbHas A4enka c
VNHEPTHOWN XNAKOCTbIO

-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F) c oTkntoveHnem Temnepatypsbl

e M3ameputenbHas a4enka c
Neobee (B cooTBeTcTBUM C FDA)

-10 ... +150 °C (14 ... 302 °F)
-10 ... +200 °C (14 ... 392 °F) pa3Bsa3Kow No TemnepaTtype

e [ameputenbHas a4eika c mcn.
BbICOKOTEMMNEPATYPHOro macna

-10 ... +250 °C (14 ... 482 °F) c pa3Bsi3koli No Temneparype

1 TMpu MakcumarnbHO TemnepaType UsmepsieMoit cpepl M TEXHOMOrMYECcKMX NoaknioyeHnsx 6es cTbikoB cobnogaTtb
orpaHuyeHVsi TemnepaTypbl, NPedyCMOTPEHHbIE B HOpMaXx AJst NOAKMHYeHUs npouecca (Hanp., DIN32676 nnu

DIN11851).

YcnoBusi npUMeHeHWs U3MepuTenbHoro npeo6pasosartens AaeneHus ¢ PMC-coeguHeHvem

YcnoBus ycTaHOBKM

TemnepaTypa okpyxatoLLer cpegbl

YkasaHue

Mpw akcnnyaTaumm B yCoBUSX B3PbIBOOMACHOM aTMocdepbl Heo6xoanmMo

cobntogaTe Knacc Temneparypbl.

e MameputenbHas sverika,
3anofHeHHas CUIMKOHOBbLIM
macriom

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

e [ncnnen

-30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)

e Temnepatypa XxpaHeHus

-50 ... +85°C (-58 ... +185 °F)

Knnmatnyeckuii knacc

BeinageHwue pocel [0nycTumo
e CrTeneHb 3awWuThl B IP66, 1P68
COOTBETCTBWM CO CTaHAAPTOM
EN 60529
e CreneHb 3awnTbl B NEMA 4X

COOTBETCTBMM CO CTaHOapToOM
NEMA 250

aﬂeKTpOMaFHVITHaﬂ COBMECTUMOCTb
(3MC)

e VlanyyeHune nomex un
NOMeX03aLLNLLIEHHOCTb

CornacHo EN 61326 1 NAMUR NE 21

MapameTpbl nsmepsemon cpepbl

e TewmnepaTypa usmepsiemon
cpeabl

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

Ycnosus npUMeHeHUs1 yCTPOWUCTB Asist abcontoTHoro AasneHus (M3 cepumn QuddpepeHuypnanbHoe aaBneHue),

OudbdepeHumanbHoOe gaBneHne U pacxop,

Ycnosus ycTaHOBKM

e YKasaHue no MOHTaxy

npoun3BOJ1IbHO

Ycnosus okpyxaroLlen cpeabl
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YcnoBus npumeHeHUs yCTponcTe ansi abconiotHoro gasnenust (us cepum QudpdepeHupansHoe gaeneHme),
[OuddepeHumansHOe AaBneHne U pacxos

o TemnepaTypa okpyxatoLen

cpegsl
YkasaHue Mpu akcnnyatauun B yCnoBmsiX B3pbIBOOMACHON atMocdepbl HE06XoanMo
cobntogaTe Knacc Temneparypbl.

MameputenbHas siverika, -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)

3anonHEHHas CUNMKOHOBLIM

Macrnom

e 30 mbap (435 psi) e -20...+85°C (-4 ... +185 °F)

nsmepuTenbHas sqenka e npwu pacxoge: -20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)

VismeputenbHas siverika ¢ -20 ... +85°C (4 ... +185 °F)

MHEPTHOW XNOKOCTbIO

Oucnnen -30 ... +85°C (-22 ... +185 °F)

TemnepaTypa xpaHeHus -50 ... +85°C (-58 ... +185 °F)
o Knumatnueckuin knacc

BeinageHwe pochl Honyctumo

e CreneHb 3awWwuTbl B COOTBETCTBUM |P66, IP68
co craHgaptom EN 60529

e CreneHb 3awuThbl B cootTBeTCTBUN NEMA 4X
co ctrangaptom NEMA 250

e OrnekTpomarHuTHas
coBmecTumocTb (AMC)

Many4eHne nomex n CornacHo EN 61326 1 NAMUR NE 21
NoMexo3aLnLLEHHOCTb

[MapameTpbl nsmepsiemori cpegbl

e TewmnepaTypa namepsemoin
cpeqbl
NamepuTenbHas savenka, -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
3anoNHEHHas CUNMKOHOBLIM
Macrom

e 30 mbap (435 psi) -20 ... +85°C (-4 ... +185 °F)
n3mepuTenbHasa a4yenka

VismeputenbHas siverika ¢ -20 ... +100°C (-4 ... +212 °F)

MHEPTHOW XNOKOCTbIO

e 30 mbap (435 psi) -20 ... +85°C (-4 ... +185 °F)
n3mepuTenbHasa a4yenka

npv ncrnonHexun 3awuta ot -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
B3pblBa MbINu AN 30HbI

YCnoBWsl NPUMEHEHWS! YCTPOUCTB NSl U3MEPEeHUs! YPOBHS

Ycnosus ycTaHOBKM

e YkasaHue no MOHTaxy B COOTBETCTBMM C (pnaHuem

Ycnosua okpyxatoLen cpeapl

o TemnepaTypa okpyxatoLen

cpefbl
YkasaHuve Cobniogate Makc. gonyctumas paboyas Temnepartypa 413 MakCMmanbHoro
A0NyCTMMOro AaBneHns COOTBETCTBYIOLLEro (onaHLEeBoro COegMHeHNs.
NamepuTenbHas avenka, -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
3anonHeHHas CUIIMKOHOBbLIM
Macrom
Oucnnen -30 ... +85°C (-22 ... +185 °F)
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YcnoBusi NPUMEHEHUs YCTPOMCTB ANl U3MepeHus ypOBHS

Temnepatypa XxpaHeHusi

-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)

o KnumaTtuuecknin knacc

Beinagenue pocel Honyctumo
e CreneHb 3aWwnTbl B COOTBETCTBUM  |PG6
co ctaHgapTom EN 60529
o CreneHb 3awmThl B cootBeTCcTBUM NEMA 4X

co ctaHgaptom NEMA 250

e OnekTpomarHuTHas
coBmecTumocTb (OMC)

Wany4eHne nomex un
NOMeX03aLLMLLEHHOCTb

CornacHo EN 61326 1 NAMUR NE 21

MapameTpbl n3mepsaemon cpeabl

e TemnepaTtypa uamepsemon
cpeabl

M3ameputensHas syeinka,
3anoriHeHHas CUNMKOHOBbLIM
Macnom

e nntocosas ctopoHa: Cm. HasecHon pnaHel,
e MwuHycoBas ctopoHa: -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

7.6 KOHCTpYKTUBHbIE XapaKTepUCTUKK

KoHCTpyKTMBHOE UCTNONTHEHUE U3MEPUTENBHOro npeoGpaaoBaTenﬂ NS OTHOCUTENBHOrO U abConoTHOroO JaBneHust (VI3

cepumn OTHOCHTENBHOE AAaBIIEHNE)

Bec

npnbnus. 1,5 kr (3.3 Ib), antommnHMeBbI Kopnyc

MaTtepwnan

o MaTtepuan getanen,
conpuvKacaroLmxcs ¢
n3mepsieMon cpenon

MopakntoyeHne Kk npoueccy

BbicokokauectBeHHas ctanb, Ne mat. 1.4404/316L unu Hastelloy C4, Ne maT.
2.4610

oBarnbHbIV onaHel,

BbicokokadecTBeHHas ctanb, Ne maT. 1.4404/316L

PasgenvtenbHas MeM6paHa

BbICOKOKayecTBeHHas cTtanb, Ne maT. 1.4404/316L nnn Hastelloy C276, Ne mar.
2,4819

e MaTtepwnan getanen, He
conpuKacaroLmxcs ¢
n3mepseMon cpenom

Kopnyc aneKkTpoHHbIX
KOMMOHEHTOB

e /13 antoMMHEBOro NUTbsi NOA4 AaBNEHNEM, C HU3KMM coaepykxaHneM meam, GD-
AlSi 12 nnm To4HOro NTbSA U3 BblICOKOKaYecTBeHHOM cTanu, Ne mat. 1.4408

e CraHaapT: MonnypetaHoBoe NOPOLLKOBOE MOKPbLITHE
Onuusa: 2-x crioHasn nakvpoBka: Crnoin 1: Ha OCHOBe 3MOoKCKAa; Crown 2:
rnonmypeTaH

e 3aBoackas Tunoas Tabnmyka ua Hep>kaBetoLLen cTanu

MOHTaXHbIV YronbHUK

Cranb unm HepXaBewLlaa ctalb

MopxnioyeHne K npoLeccy

e CoeauHutenbHas uandga G'/2B cornacHo DIN EN 837-1

e BHyTpeHHsisi pe3bba '/2-14 NPT

e OsanbHbivi pnaHel (PN 160 (MWP 2320 psi g)) ¢ kpenéxHow pesbbon:
— T7/16-20 UNF cornacHo EN 61518
— M10 cornacHo DIN 19213

e OsanbHbivi pnaHel (PN 420 (MWP 2320 psi g)) ¢ kpenéxHoi pe3bbon:
— T7/16-20 UNF cornacHo EN 61518
— M12 cornacHo DIN 19213

e HapyxHas pe3bba M20 x 1,5 un 1/2-14 NPT
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KOHCTpYKTMBHOE MCMNONHEHNE M3MEPUTENBHOro npeobpasoBarens Ars OTHOCUMTENBHOIO U abCoNIOTHOro JaBrneHus (13

cepum OTHOCUTENBHOE AaBreHue)

[MopknioyeHne K anekTpoceTu

KabenbHbil BBOA C NMOMOLLBbIO Crieayowmnx pe3bboBbiX coeanHEHNIA:
] Pg 13,5

e M20x1,5

o -14 NPT wnu wrekep Han 7D/Han 8D

o Lltekep M12

1) Han 8D naeHTnyeH 8U.

KOHCTpYKTMBHOE UCNOSTHEHUE U3MEepPUTENLHOro npeoGpasoBaTenﬂ AN1s1 OTHOCUTENBHOrO AAaBfIeHUs!, C YCTaHOBJIEHHOM

3anognuuo membpaHon

Bec

npubnus. 1,5 ... 13,5 kg (3.3 ... 30 Ib), antoM1MHKEBEIA Kopnyc

MaTtepunan

o MaTepuwan getanemn,
conpukacarLmxcsl ¢
n3mepsemMon cpenon

MopkntoyeHne kK npoueccy

BblCOKOKayecTBeHHas ctanb, Ne maTt. 1.4404/316L

PasgenutenbHaga MeM6paHa

BbICOKOKa4yecTBeHHas ctanb, Ne maTt. 1.4404/316L

o Martepnan petanen, He
conpukacarLLmnxcs ¢
n3mepsemMon cpenon

Kopnyc aneKkTpoHHbIX
KOMMOHEHTOB

e 13 antOMUHEBOrO NMUTbSA NoA AaBMNEeHNEM, C HU3KMM codepykaHuem meau, GD-
AlISi 12 nnu To4yHoro NUTbLA U3 BbicOKoKayecTBeHHon ctanu, Ne maT. 1.4408

e Crangaprt: lNMonmypetaHoBOe NOPOLLKOBOE MOKPbITHE
Onuusa: 2-x crnoiHasa nakvposka: Cnoin 1: Ha OCHOBe anokcuaa; crown 2:
nonuypeTtaH

e 3aBoackas Tunoas Tabnmyka nua Hep>kaBetoLLen cTanu

MoOHTaXHbIN YyronbHUK

Cranb unu HepxxaBetoLLasi cTanb

MogkntoyeHme K npoueccy

e ®naHey cornacHo EN n ASME
e ®naHupl cornacHo NuG n apmauesTnyeckne dnanub
e BioConnect/BioControl

o PMC-Style
MNopknoyeHne K anekTpoceTn KabenbHbili BBOA C NOMOLLBIO Crieayowmux pe3bboBbIX COeQUHEHWI:
] Pg 13,5
e M20x1 ,5
o V214 NPT

e Llrtekep Han 7D/Han 8D"
o Lltekep M12

1 Han 8D naeHTnyeH 8U.

KoHCTpYKTMBHOE MCMNONHEHME M3MepUTenbHOro npeobpasosarens gaeneHns ¢ PMC-coeguHeHnem

Bec

npnbnus. 1,5 kr (3.3 Ib), antommnHMeBbI KOopnyc

Marepuan

o MaTepuan getanemn,
conpukacarLmxcs ¢
n3mepsemMon cpenon

YnnotHeHue (ctaHgapTHoe)

Mnockoe ynnotHeHne PTFE

O-konbuo (Minibolt)

e ButoH (FPM)
e FFPM unu NBR (onuus)
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KoHCTpyKTMBHOE MCMNONHEHne namepurernbHoro npeobpasosarens gasnenus ¢ PMC-coeguHeHnem

e Matepwnan getanen, He
conpukacaroLmxes ¢
n3mepseMon cpenom

Kopnyc aneKTpoHHbIX e 13 antoMMHEBOro NUTbS NOA AABMEHWEM, C HU3KUM cofepkaHnem mean, GD-
KOMMOHEHTOB AlISi 12 nnn To4HOro NUTbA N3 BbICOKOKaYeCcTBEeHHOM cTanu, Ne mat. 1.4408

e CraHngaprt: lNMonuypetaHoBOe MOPOLLKOBOE MOKPbITUE
Onuusa: 2-x crnoiHas nakvposka: Cnoin 1: Ha OCHOBe anokcuaa; crion 2:
nonuypeTtaH

e 3aBoackas TunoBas Tabnmyka nua Hep>kaBetoLLen cTanu

MOHTaXHbIN YronbHUK Crtanb unu HepxasetoLlas cTanb
HanonnutenbHas XuWaKoCcTb ® CUMUKOHOBOE Macro
M3MePUTENbHOM AYEKN e VHepTHasa XnakocTb

MopaxnoyeHne K npoueccy

e CTaHAapTHbIN e 3anognuuo
o 11"
e KoHcTpykuma PMC Standard
¢ Minibolt e 3anoanuyo
o 17
e KoHctpykymsa PMC Minibolt
MopkntoveHne K anekTpoceTu KabenbHbih BBOA C MOMOLLBIO CrieayoWwmnx pe3bboBbiX coeanHEHNIA:
] Pg 13,5
e M20x1,5
o -14 NPT

e Lltekep Han 7D/Han 8D"
o Lltekep M12

1) Han 8D nageHtnyeH 8U.

KOHCTpyKTUBHOE MCIONIHEHME M3MepuTenbHOro npeobpasosatens Ans abconioTHOro AaBrieHus (U3 cepum
OuddepeHumansHoe faBnenve), guddepeHuman-Horo JaeneHnsl u pacxoga

Bec npubnus. 4,5 kr (9.9 Ib), antomMMHKeEBbLI KOpNyc

MaTtepwnan

o MaTtepunan getanen,
conpuKacaroLmxcs ¢
n3mepsieMon cpenon

PasgenutensHast membpaHa BbicokokauectBeHHas ctanb, Ne mat. 1.4404/316L, Hastelloy C276, Ne maT.
2.4819, moHenb, Ne maT. 2.4360, TaHTan unu 3onoTo

MpucTaBHble Warbbl 1 Hepxasetowas ctans, Ne mat. 1.4408 no PN 160, Ne mat. 1.4571/316Ti ans

pe3bboBble 3arnyLuku PN 420, Hastelloy C4, 2.4610 nnu moHenb, Ne maT. 2.4360

KonbLo kpyrnoro ceveHus FPM (BuTOH) unun, B kavectse onuun: PTFE, FEP, FEPM n NBR

e Matepwnan getanen, He
conpukacaroLmxes ¢
n3mepsieMon cpenom

Kopnyc anekTpoHHbIX o /I3 antomMmnHeBOro nNuTbsi NoA AaBneHneM, C HU3KMM coaepxxaHvem meaum, GD-
KOMMOHEHTOB AlISi 12 nnun To4HOro NUTbSA N3 BbICOKOKaYeCcTBEeHHOM cTanu, Ne mat. 1.4408

e CrangapT: MNonnypeTaHOBOE MOPOLLKOBOE MOKPbLITUE
Onuusa: 2-x cnonHas nakvposka: Cnon 1: Ha OCHOBe anokcuaa; crown 2:
nonuypeTaH

e 3aBoackas Tunoas Tabnmyka ua Hep>kaBetoLLen cTanu

BUWHTbI KHONKK BbIKNOYaTENS HepXaBetuwlada cTtalnb

MOHTaXHbIV YronbHUK Cranb unm HepXaBewLlaa ctalb
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KoHCTpYKTMBHOE MCMNONHEHME M3MEpUTENBHOIo nNpeobpasosarens Ans abconoTHOro AasneHus (M3 cepyum
OuddepeHumansHoe aasnenue), avddepeHumansHOro AaBneHusl U pacxopa

MopakntoyeHne Kk npoueccy BHyTpeHHsis pe3bba /418 NPT, nogkroyeHne Nnockol WMHOW C KPEnéxHOW
pe3bboii 7/16-20 UNF cornacHo EN 61518 unu M10 cornacHo DIN 19213 (M12 npu
PN 420 (MWP 6092 psi))

[NogkntoveHne K anekTpoceTn BuHTOBBIE KNIEMMBI

KabenbHbIli BBOA C NOMOLLbIO CrieyoLwmx pe3b0oBbIX COEAUHEHWIA:
] Pg 13,5

e M20x1,5

o -14 NPT wnu wrekep Han 7D/Han 8D

o Lltekep M12

1) Han 8D noeHtnyeH 8U.

KOHCTPYKTMBHOE MCMNOSHEHUE U3MEPUTENLHOrO Npeobpa3oBaTtens Ans YPOBHS

Bec

e cornacHo EN (N3veputenbHbii npuonus. 11 ... 13 kr (24.2 ... 28,7 Ib)
npeoGpasoBaTenb AaBMeHUs ¢
HaBecHbIM cbraHuem, 6e3 Tybyca)

e cornacHo ASME npubnus. 11 ... 18 kr (24.2 ... 39,7 Ib)
(N3mepuTenbHbIN
npeobpasoBaTenb AaBeHns ¢
HaBecHbIM hnaHuem, 6e3 Tybyca)

MaTtepunan

o MaTepuan getanemn,
conpukacaroLmnxcs ¢
n3mepsemMon cpenon

nnocoBada CTOpoOHa:

e PaszgenutenbHast MembpaHa BeicokokayecTBeHHas ctanb, Ne maT. 1.4404/316L, moHenb-meTtann 400, Ne mar.
Ha HaBeCHOM chraHue 2.4360, Hastelloy B2, Ne maT. 2.4617, Hastelloy C276, Ne maT. 2.4819, Hastelloy
C4, Ne mar. 2.4610, TaHtan, PTFE, ECTFE

e [loBepXHOCTb yNMOTHEHMSA rnagkas B cootB. ¢ EN 10921, coopma B1 unn ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA ans
BblcOKOkayecTBeHHor ctanun 316L, EN 2092-1 ¢bopma B2 nnn ASME B16.5 RFSF
Ons oCTanbHbIX MaTepuanos

YnnoTHUTENbHbIM MaTtepuan
NpuUCTaBHbIX Wanb

e [N15 CTaHZApPTHbIX Cry4aeB  BuTtoH
NpUMEHEHNSA

e 019 NPUMEHEHUs C mMeab
HaBeCHbIM bnaHuem nog
BaKyyMOM

MUHYCOBasi CTOpoHa

e PasgenutenbHast MembpaHa BeicokokayecTBeHHas ctanb, Ne mat. 1.4404/316L

e [lpuctaBHble Wanbbl n BbicokokauectBeHHas ctanb, Ne mat. 1.4408
pe3bboBble 3arnyLuKm
e O-konbuo Buton (FPM)

o MaTepuan getanen, He
conpukacaroLmnxcs ¢
n3mepsemMon cpenon
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KOHCTPYKTUBHOE WUCMONTHEHWE M3MEPUTENBHOrO NpeobpasoBaTens 41 YPOBHS

Kopnyc anekTpoHHbIX
KOMMOHEHTOB

e /13 anioMMHEBOrO NUTbs NOL AaBMEHUEM, C HU3KUM coaepxaHnem meau, GD-

AlISi 12 nnu To4HOro NUTLA U3 BbicOKOKayecTBeHHow ctanu, Ne maT. 1.4408

e CraHngaprt: lMonvypetaHoBoe MNOPOLLKOBOE MOKPbITUE
Onuusa: 2-x crnoHas nakvposka: Cnoin 1: Ha OCHOBe anokcuaa; crown 2:
nonuypetaH

e 3aBopgckas Tunosasi Tabnmyka U3 HepxaBeloLLen cTanm

BUWHTbI KHOMNKK BbIKNOYaTENS

HepxaBetoLLas cTanb

HanonHutenbHas XWAKOCTb
N3MEPUTENBHOW AYENKN

CUITMKOHOBOE Macno

e HanonHuTtenbHasi KMOKOCTb B
HaBeCHOM chraHue

CunnkoHoBOE Macno unm apyroe ncnosiHeHne

MopkntoyeHne kK npoueccy

e [JK0COBasd CTOpPOHa:

dnaHey cornacHo EN n ASME

e MUHYyCOBad CTOpOHa

BHyTpeHHsis pe3bba /418 NPT, nogkroveHne Nnockol WMHOW C KPEenéxHOW
pe3b6ort M10 cornacHo DIN 19213 (M12 npu PN 420 (MWP 6092 psi)) unu 7/16-
20 UNF cornacHo EN 61518

MogkntoveHne K anekTpoceTn

BrHTOBbIE KNEMMBI

KabenbHbih BBOA C MOMOLLbIO CrieayoWwmnx pe3bboBbiX coeanHEHNIA:
] Pg 13,5

e M20x1,5

o -14 NPT wnu wrekep Han 7D/Han 8D")

o Lltekep M12

1) Han 8D nageHtmyeH 8U.

7.7 Awvcnnen, knaBnaTtypa u BCrioMoraTernbHas 3Heprus

MH,EWIKaTOp N ANeMeHThbl ynpaBneHus

Knasuwin

3 ana nporpaMMmpoBaHns Ha MecTte, HENOCPELACTBEHHO Ha YCTPOWCTBE

Oucnnen

e Bes unu co BCTpoeHHbIM aucnneem (onyus)
e Kpblllka cCO CMOTPOBLIM OKOLLKOM (OnLyisi)
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BcnomorartenbHasi sHeprusi U

HART PROFIBUS PA unu Foundation Fieldbus
HanpspkeHne Ha knemmax e 10,5 ... 45 B NOCTOSAAHHOTO TOKa -
n3mepuTenbHoro npeobpasoBavens e [pu paborTe B ycrosusx
naBneHus mckpobesonacHoctu: 10,5 ... 30 B
NOCTOSIHHOrO TOKa
Mynbcaums Uss<0,2V (47 ... 125Tw) -
LLym Uer < 1,2MB (0,5 ... 10 k') -
BCroMoraTesnbHas 3Heprus - C nutaHnem OT LUNHBI
OThenbHoe anekTpocHabxeHne - He TpebyeTcsa
Hanps»keHue wnHbl
e He @ - 9..32B
¢ [pu paboTe B ycnosusx - 9..24B
nckpobesonacHocTu
MoTpebneHue Toka
e Makc. rnaBHbIN TOK - 12,5 MA
e [lyckoBoW TOK < rnaBHbIN TOK - Oa
e Makc. Tok npu cboe - 15,5 MA
C 3neKTPOHUKOM OTKITKOYEHUS MpU - Oa

cboe (FDE)
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7.8

CepTudukatbl 1 paspeLueHus

CeptndukaTbl U paspeLleHmns

HART PROFIBUS PA un1 FOUNDATION

Fieldbus

Knaccudukaumsa cornacHo gMpekTuee
ANsi yCTPOWCTB, paboTatoLmx nog
nasneHnem (DGRL 97/23/EC)

e [Ans rasos rpynnbl 1 v KMAKOCTE rpynmbl 1; COOTBETCTBYET TPEGOBaHUSM

ctatbu 3, naparpacd 3 (Hagnexatiias uHxeHepHas npaxkTvka)

TOMbKO AN pacxoaa:

[nsa rasos cdonrongHom rpynnel 1 1 Xuakocten donrongHon rpynnel 1; oTsevaet
TpeboBaHusim cTatbn 3, ab3aua 1 (MpunoxeHue 1); COOTBETCTBYET KaTeropum
Ill, npoBepka cooTBeTCTBMS MOAYNA H BblgaHa TeXH. HA430pPOM TUV-Nord.

MNMuTbeBas Boga

Moprotoska (ans SITRANS P DSIII)

BapbiBO3awmTa

e ckpobesonacHocTb "i"

O603Ha4eHne

{x) 11 1/2 G Ex ialib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

HonycTumas Temnepatypa
oKpyXxatoLen cpeapl

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) Knacc TemnepaTtypbl T4
-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) Knacc Temnepatypbl TS5
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) Knacc temnepatypsbl T6

MNogkntoyeHne

K cepTucpmumposaHHomy
nckpobe3onacHoOMy 311EKTPUYECKOMY
KOHTYpPY C MakCMMarnbHbIMU
3HaYeHNAMMN

Ui=30B, [ =100 mA,
Pi =750 mBT, Ri = 300 Om

MuTatowmii npnbop FISCO
Uo=17,5B, lo =380 mA, Po =5,32 BT

JInHeliHbI Bapbep
Uo=24B, lo=174 MA, Po = 1Bt

[evicTByloLlas BHyTPEHHASA Ci=6HP Ci=1,1HO
€eMKOCTb
[evicTByloLlas BHyTPEHHASA Li=0,4 mH Li=7uH

MHOYKTUBHOCTb

B3pblBOHENPOHMLAEMOE
ncnonHexne "d"

O603Ha4eHne

) 11 1/2 GEx d IIC T4, T6 Ga/Gb

Honyctumas Temnepatypa
OKpyxaroLen cpeabl

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) knacc TemnepaTypbl T4
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) knacc TemnepaTypbl T6

MNogknioveHne

K anektpuyeckon uenu ¢ pabounmm
napameTpamu:
Un=10,5 ... 45 B nocTosiHHOro Toka

K anektpuyeckon uenu ¢ pabounmm
napameTpamu:
Un =9 ... 32 B nocTosiHHOro Toka

alyuTa OT B3pbIBa MbiNN AN 30HbI
20 n 20/21

O603HayeHue

=) 11 D Exta llIC T120°C Da
{x) 11 1/2 D Ex ta/tb 1lIC T120°C Da/Db

Honyctumas Temnepatypa
OKpyxaroLen cpeabl

-40 ... +85 °C (40 ... +185 °F)

Makc. TemnepaTtypa noBepxHOCTH

120 °C (248 °F)

MNogkntoyeHne

K cepTtucpmumpoaHHomy
nckpobesonacHOMy 3MEKTPUHECKOMY
KOHTYpPY C MakCMMarnbHbIMU

MuTatowmii npnbop FISCO
Uo=17,5B, lo =380 mA, Po =5,32 Bt

JInHeliHbI Bapbep

SHa4YeHnAaMuU Uo =24 B, lo =250 mA, Po = 1,2 Bt
Ui=30B, li= 100 mA,
Pi = 750 mBT, Ri = 300 Om

[evicTByloLlas BHyTPEHHASA Ci=6HP Ci=1,1HO

€MKOCTb

[encTeyowas BHyTPEHHSAS Li=0,4 mH Li=7 pH

WHOYKTUBHOCTb
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CepTtudumkatbl M paspeLleHus

HART

PROFIBUS PA un1n FOUNDATION
Fieldbus

. 3au.|,MTa OT B3pbiBa Nbinn And

30HbI 22
OGosHaueHme )1l 2 D Ex tb IlIC T120°C Db
MopknioyeHne K anektpuyeckon uenu ¢ pabounmm K anektpuyeckon uenu ¢ pabounmm

napameTpamMu:
Un =10,5 ... 45 B nocT. Toka; Puakc =
1,2 BTt

napameTpamu:
Un =9 ... 32 B noct. ToKa; Puvakc = 1,2 BT

e Knacc 3awutbl OT BOCNamMeHeHus
"n" (3oHa 2)

O603Ha4eHne

=) 11 2/3 G ExnA IIC T4/T5/T6 Ge
x) 11 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Ge

Mopakntoyenme "nA"

Un=45B

Um=32B

MogkntoveHme "ic"

K anekTpuyeckoii Lenu ¢ paboummm
napameTpamu:

MuTatowwmii npnéop FISCO
Uo =17,5B, lo = 570 MA

Ui=45B JnHenHbI Gapbep
Uo=32B, lo=132 MA, Po= 1Bt
[HericTBylolasn BHyTpEeHHAS Ci=6HP Ci=1,1HO
€eMKOCTb
[HericTBylolasn BHyTpEeHHAS Li=0,4 mH Li=7puH

WHOYKTUBHOCTb

e BspbiBo3awmTa cornacHo FM

Certificate of Compliance 3008490

0O60o3HaueHne (XP/DIP) nnn IS;
NI; S

CLI,DIV1,GPABCD T4 .. T6; CL I, DIV 1, GP EFG; CL IIl; CL I, ZN 0/1 AEx ia
IICT4...T6;CLI,DIV2, GPABCD T4 ... T6; CL I, DIV 2, GP FG; CL Il

Honyctnmas temnepartypa
OKpy>KaroLeri cpeabl

Ta=T4: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Ta=T5: -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
Ta=T6: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

e BapbiBo3awuTta B cooTB. ¢ CSA
B3pbiBO3alymTa B COOTB. C

Certificate of Compliance 1153651

O6o3HauveHune (XP/DIP) unu (S)

CLI1,DIV1,GPABCD T4 ...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL lll; Exia [IC T4 ... T6:
CL1,DIV2, GPABCD T4 ...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL Ill

JonycTumas Temnepatypa
OKpyxatoLen cpeapl

Ta=T4:-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Ta=T5:-40... +70 °C (-40 ... +158 °F)
Ta=T6:-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

A [MpunoxeHne A

A1 CepTtudukarhl

CepTM(*JMKaTbI HaxXOAATCH Ha npunaraeMomM KoMnakT-gucke n B IHTepHeTe no agpecy

CeptudumkaTsl (http://www.siemens.com/processinstrumentation/certificates)

158

SITRANS P DS 111/P410 (7MF4.33.. 7TMF4.34.. 7TMF4.35..)
A5E03693760-03, 05/2015


http://www.siemens.com/processinstrumentation/certificates

A.2 TexHuyeckasa nogaepxka

TexHn4eckas nogaepxka

Ecnv aTa JokymMeHTauus He faeT NOMHbIX OTBETOB HA TEXHUYECKME BOMPOCHI, Bbl MOXeTe No ntobbIM TEXHUYECKUM
Bornpocam o6pallaTbes B CnyxGy TeXHUYECKON NOAAEPKKM NO aapecy:

® 3asiBka Ha obcnyxuaHue (http://www.siemens.com/automation/support-request)

® bonee nogpobHyto nHpopMaumio o Hallern cnyxbe TEXHNYECKON NOAAEPKKM MOXHO HalTV 30ech:
TexHun4yeckas nogaepxka (http://www.siemens.com/automation/csi/service)

CepBucHoe oGenyxuBaHue 1 noaaepxkka B cetm MHTepHeT
B gononHeHue k JokymeHTaumm, Siemens npeafiaraeT BCECTOPOHHIOW NOAAEPKKY M KOMMMEKCHbIE PeLLEHUsl Ha canTe:

e CepBucHoe obcnyxuBaHue u TexHuyeckas nogaepxka (http://www.siemens.com/automation/service&support) rae Bel
MOXeTe HaWTN HOBOCTW NO BOMPOCam MOAAEPXKW, AOKYMEHTaLmIo BKoYas 6aHK TEXHUYECKMX AaHHbIX U NPOrpamMmmHoe
obecneyeHune, a Takke NOMOLLb CO CTOPOHbI CNeLanucToB.

HononHutensHasi noaaep:xka

Ecnu y Bac ecTb AONONHUTENBHBIE BOMPOCHI KacaTeNbHO YCTPONCTBA, 06paTUTECh K MECTHOMY NPEACTABUTEN KOMMAaHWM
Siemens.

3aeck Bbl MOXeTe HaMTU KOHTaKTHbIE AaHHbLIE MECTHbIX ﬂpeﬂ,CTaBMTeneW

® [lapTtHep (http://www.automation.siemens.com/partner)

[JokymMeHTaLusa no pasnuyHbIM NPoAayKTaM 1 cucTemam JOCTYMHa no agpecy:

e PykoBoacTBa u cnpaBoyHukm (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation)

CMm. Takxke

OnekTpoHHas noyta (mailto:support.automation@siemens.com)

WHdpopmauusa o npogykre SITRANS P B NHTepHeTe (http://www.siemens.com/sitransp)

KaTtanor komnnekTos npnbopos A TEXHOMOIMYECKMX MPOLEeccoB
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